


 
 
 

 
        

 



 
 
 

 
        

दिृ᳥कोण 
 
 

 दशे मᱶ माइᮓोइल᭍ेᮝॉिन᭍स के ᭃेᮢ मᱶ एक मजबूत 
अनुसंधान एवं िवकास (R&D) आधार तैयार करना। 

 

 अ᭜याधुिनक ᮧौ᳒ोिगकᳱ मᱶ उपकरणᲂ का िडजाइन एवं 
िवकास। 

 

 वीएलएसआई / मे᭥स-आधाᳯरत ᮧणािलयᲂ और उप 
ᮧणािलयᲂ का िनमाᭅण । 

 

 एससीएल को दशे मᱶ माइᮓोइल᭍ेᮝॉिन᭍स के ᭃेᮢ मᱶ 
उ᭜कृ᳥ता कᱶ ᮤ के ᱨप मᱶ पᳯरवᳶतत करना। 

िवज़न 
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ᮧ᭭तावना 
 
सेमी-कंड᭍टर लेबोरेटरी (एससीएल), इले᭍ᮝॉिनकᳱ और सूचना ᮧौ᳒ोिगकᳱ मंᮢालय (MeitY), 

भारत सरकार के अधीन एक ᭭वायᱫ िनकाय ह,ै जो दशे मᱶ एकमाᮢ एकᳱकृत िडवाइस िविनमाᭅण 

सुिवधा ह ैएवं अनुᮧयोग िविश᳥ एकᳱकृत स᳸कट (एिसक, ASICs), ऑ᭡टो-इले᭍ᮝॉिन᭍स िडवाइस 

और माइᮓो इले᭍ᮝो मैकेिनकल िस᭭टम (म᭥ेस, MEMS) िडवाइस के िवकास के िलए पूणᭅ समाधान 

ᮧदान करती ह ै िजसमᱶ िडजाइन, फैिᮩकेशन, असᱶबली, पैकेᳲजग, परीᭃण और िव᳡सनीयता 
आ᳡ासन शािमल ह।ै 
पूवᭅ मᱶ यह सेमी-कंड᭍टर कॉ᭥᭡ले᭍स िलिमटेड, भारत सरकार का एक उ᳒म के ᱨप मᱶ जाना जाता 
था, िजसे 1 िसतंबर, 2006 से अंतᳯरᭃ िवभाग, भारत सरकार के अधीन सेमी-कंड᭍टर लेबोरेटरी 
मᱶ पᳯरवᳶतत कर ᳰदया गया था। एससीएल, सोसायटी का ᮧशासिनक िनयंᮢण, अंतᳯरᭃ िवभाग 

(DoS) से इले᭍ᮝॉिनकᳱ और सूचना ᮧौ᳒ोिगकᳱ मंᮢ ालय (MeitY) को अिधसूचना सं᭎या 
1/21/1/2022-सीएबी के मा᭟यम से ᳰदनांक 07 फरवरी, 2022 ᭭थानांतᳯरत कर ᳰदया गया । 
एससीएल के पास 8” वेफर फैब-लाइन ह,ै जो JEDEC-JP001A मानक के आधार पर 180 

नैनोमीटर सीमॉस ᮧौ᳒ोिगकᳱ नोड के िलए यो᭏य है। एससीएल के पास म᭥ेस िवकास के िलए 6” 

फैब लाइन भी ह ै और इस े कंपाउ᭛ड सेमीकंड᭍टर फैिᮩकेशन सुिवधा को शािमल करने के िलए 

िव᭭तृत ᳰकया जा रहा ह।ै एससीएल मᱶ वीएलएसआई िडजाइन डोमेन का िव᭭तार एनालॉग, 

िडिजटल, िमि᮰त-िसᲨल, मेमोरी, आरएफ-सीमॉस (RF-CMOS) और ऑ᭡टोइले᭍ᮝॉिनकके ᱨप मᱶ 
िसिलकॉन-ᮧूवन और अंतᳯरᭃ अनुᮧयोग यो᭏य ASICS, ASSPs, SoCs तक ह।ै एससीएल िसरेिमक 

पैकेज िवकिसत करने मᱶ उ᭜कृ᳥ ह,ै वेफर और पैकेज ᭭तर पर अ᭜यिधक मांग वाली परीᭃण 

आव᭫यकताᲐ को पूरा करता ह ैऔर िव᳡सनीयता आ᳡ासन मᱶ वैि᳡क िन᭬पादन िविनदᱷशᲂ जैसे 
MIL-PRF-38535, JEDEC-JP001A और MIL-STD-883 का पालन करता है। एससीएल मᱶ 
उ᭜पाᳰदत अितशु᳍ जल (UPW) और भारी गैसᲂ के गुणवᱫा मानदडं अंतराᭅ᳦ीय मानकᲂ के बराबर 

ह।ᱹ एससीएल के पास भारत मᱶ अपने ᮕाहकᲂ को अि᳇तीय माइᮓोइले᭍ᮝॉिन᭍स समाधान ᮧदान 

करने के िलए दशकᲂ का अनुभव ह।ै एससीएल Hi-Rel बोडᭅ, रेिडयो िस᭭टम के िनमाᭅण और 

इले᭍ᮝॉिनक उप ᮧणािलयᲂ के ᭭वदशेीकरण मᱶ भी लगा ᱟआ ह।ै 

ᮧ᭭तावना 
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एस.सी.एल. मᱶ वी.एल.एस.आई िडजाइन गितिविध एनालॉग, िम᭍᭭ड िसᲨल, िडिजटल, पावर, मेमोरी, 

आर.एफ. (RF), सीमॉस और ऑ᭡टो-इले᭍ᮝॉिनक के डोमेन मᱶ फैली ᱟई ह।ै िविभ᳖ िडजाइनᲂ का 

ASICs/ASSPs/SoCs/टे᭭ट िच᭡स के ᱨप मᱶ िनमाᭅण, परीᭃण और यो᭏यता परीᭃण करके उ᭠हᱶ अंितम 

उपयोगकताᭅᲐ तक पᱟचंाया जाता ह।ै इसके अलावा, संभािवत भिव᭬य के अनुᮧयोगᲂ के िलए उ᭜पादᲂ के िवकास 

और वृि᳍ के िलए इन-हाउस िडजाइन गितिविधयᲂ का अनुसरण ᳰकया जाता ह।ै िडजाइनᲂ को अंतᳯरᭃ मᱶ 
अिध᳧ापन और अ᭠य रणनीितक कायᭅᮓमᲂ के िलए अंतᳯरᭃ-ᮕेड या उᲬ िव᳡सनीयता ᭭तरᲂ के िलए िस᳍ और 

यो᭏य बनाया गया ह,ै जैसा ᳰक उ᭜पाद अनुभाग मᱶ सूचीब᳍ ह।ै 

 

 ऊजाᭅ ᮧबंधन 
 डटेा संचार 
 डटेा क᭠वटᭅसᭅ 
 सᱶसर िसᲨल कंडीशᳲनग 
 लॉिजक िडज़ाइन 
 मेमोरी 

 आरएफ-सीमॉस(RF-CMOS) 

 ऑ᭡टो-इले᭍ᮝॉिन᭍स –आरओआईसी (ROIC) 

 रेडहाडᭅ िडज़ाइन 

 एसओसी (SoC) 

 

 

 

 

 ᳞वहायᭅता िव᳣ेषण 
 वा᭭तुकला᭜मक िनधाᭅरण 

 

 

म᭎ुय िडजाइन डोमने 

वी.एल.एस.आई. (VLSI) िडजाइन 

िडजाइन कायाᭅ᭠वयन गितिविधया ँ
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 एचडीएल कोᳲडग / योजनाब᳍ ᮧिवि᳥ / नेटिल᭭ट ᮧिवि᳥ 
 इलेि᭍ᮝकल (स᭜यापन / िसमुलेशन) 
 सं᳣ेषण 

 डीएफटी & एटीपीजी 

 ᭢लोर᭡लान / ᭡लेसमᱶट / सीटीएस / राउᳳटग 
 पूणᭅ िनदᱷश अिभिव᭠यास  
 भौितक स᭜यापन (डीआरसी और एलवीएस) 
 भौितक परैासाइᳯटक ए᭍सᮝै᭍शन (पीईए᭍स) 
 भौितक एसटीए / पो᭭ट लेआउट िसमुलेशन 
 इले᭍ᮝो माइᮕेशन और आईआर ᮟॉप िव᳣ेषण 

 िचप ᳰफिनᳲशग और जीडीएसआईआई (GDSII) ᳯरलीज 

 अिभक᭨प ᭭वचालन  

 

 

ᮧकार िववरण 

मानक सले 1.8V- मानक सेल लाइᮩेरी (540 सले; 10 ᮝे᭍स) 

मानक सले (RHBD) 1.8V- मानक सेल लाइᮩेरी (56 सेल; 30 ᮝे᭍स) 

मैमोरी कट एसपी-एसआरएएम (SP-SRAM): 4 मेटल 17 क᭗स, 6 मेटल 

20 क᭗स; डीपी-एसआरएएम (DP-SRAM): 4 मेटल 20 क᭗स, 

6 मेटल 20 क᭗स 

I/O सेल 1.8V कोर/ 1.8V I/O; 3.3V कोर/ 3.3V I/O; 5.0V कोर/ 

5.0V I/O; 1.8V कोर/ 3.3V I/O;1.8V कोर/ 5.0V I/O 

 

 

 

ममैोरी कट & सेल लाइᮩरेी 
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एससीएल मᱶ मानक 180nm सीमॉस आधारभूत 

ᮧᳰᮓया ᮧौ᳒ोिगकᳱ ह।ै यह अपने दोहरे गेट ऑ᭍साइड 

ᮧᳰᮓया का उपयोग करके 1.8V, 1.8/3.3V, या 

1.8V/5V िबजली आपूᳶत कᳱ आव᭫यकता वाले एकल 

वो᭨टेज या दोहरे वो᭨टेज स᳸कट के िवकास को सᭃम 

बनाता ह,ै िजसमᱶ मोटी-अंितम धातु परत के साथ 4-6 

Al (ए᭨यूिमिनयम) धातु परतᱶ होती ह।ᱹ इस ᮧᳰᮓया मᱶ 

ऐड-ऑन मॉᲽूल ह ᱹ जैसे कम ᳯरसाव के िलए 1.8V-

HVt ᮝांिज᭭टर, उᲬ घन᭜व पᳯरश᳍ु एमआईएम 

(MIM) संधाᳯरᮢ (1 या 1.7 या 2.8fF/um2), उᲬ 

ᮧितरोधी पॉली (1 और 2 kΩ/sq), रव िवलगन 

(noise isolation) के िलए डीप एन-वेल इ᭜याᳰद। 

 

 

 1.8V कोर CMOS 

 1.8V or 3.3V I/O 

 एकल पॉली & USG-BEOL के साथ 6 धातु परत तक  

 23-34 मा᭭क परत (मेटल परत और एनोलॉग मॉᲽूल पर िनभᭅर) एनोलॉग ᮧᳰᮓया मॉᲽूल 
 उᲬ-Vt (कम ᳯरसाव करंट~ एक ऑडर कम)  

 धातु िव᳒ुतरोधी धातु संधाᳯरᮢ: एकल एमआईएम (MIM) (1 और 2fF/µm) और ᭭टै᭍ड MIMs (2x) 

 डीप एन-वेल (अव᭭तर रव िवलगन (noise isolation)  के िलए पृथक पी-वे᭨स) 

 उᲬ ᮧितरोध पॉली िसिलकॉन ᮧितरोधक: HIPO (1kΩ/sq; 2kΩ/sq) 

 मोटी अंितम धातु परत (2µm) 

 5V-मॉ᭭फैट (MOSFETs) (Gox:110A) 

सीमॉस (CMOS) ᮧोसेस 

आधारभतू ᮧᳰᮓया ᮧौ᳒ोिगकᳱ िवशेषताए ं
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एससीएल के पास म᭥ेस आधाᳯरत 
उपकरणᲂ और िडटे᭍टर के िवकास के िलए 
अ᭜याधुिनक 6" फैब लाइन ह ै । 

ऑ᭡टोइले᭍ᮝॉिनक और उᲬ शिᲦ 
उपकरणᲂ के उ᭜पादन के िलए एक सि᭥म᮰ 
अधᭅचालक फैिᮩकेशन सुिवधा को शािमल 
करने के िलए इसका िव᭭तार ᳰकया जा 
रहा ह।ै 

 

 

इसकᳱ मु᭎य िवशेषताएं इस ᮧकार ह ᱹ  

 अंतराᭅ᳦ीय मानकᲂ के अनुसार 6" ᮧᳰᮓया उपकरण लाइन, इन-लाइन िनरीᭃण एवं मेᮝोलॉजी उपकरण 

और सहायक उपयोिगताएँ। 
 िनयंिᮢत पयाᭅवरणीय पᳯरि᭭थितयᲂ के साथ ᭍लास 10 और ᭍लास 100 (पो᭭ट सीमॉस) ᭍लीन ᱨम। 

 वेफर फैिᮩकेशन ᮧᳰᮓयाᲐ के िलए समᳶपत बे जैसे िवसरण (उᲬ तापमान भᳯᲵया)ं, अ᭫ममुᮤ ण (5X ᭭टेपर, 

1X एलाइनर, कोटर डवेलपर ᮝैक), उ᭜कᳱणᭅन (शु᭬क एव नम), रोपण (उᲬ और म᭟यम धारा रोपक), 

तनुपरत (परावै᳒ुत और धातुᲐ के िलए पीवीडी और सीवीडी भᳯᲵया)ं वेफर-इन से वेफर-आउट तक 
िनबाᭅध ᱨप से काम करती ह ᱹ

 म᭥ेस िविश᳥ िनमाᭅण ᭃमताएं जैसे वेफर बॉᳲ᭠डग, िव᳒ुत िवलेपन,  ᭏लास वेफर ᮧसं᭭करण, वा᭬प एचएफ, 

सीपीडी आᳰद। 
 लेजर डॉपलर वाइᮩोमीटर, नैनोइंडᱶटर, AFM, XRD, 4 पॉइंट ᮧोब ᮧितरोध मापी सिहत िव᳣ेषण 

सुिवधा 

 

  

म᭥ेस (MEMS) संिवरचन सुिवधा 

म᭎ुय िवशेषताए ं
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वी.एल.एस.आई. और म᭥ेस संकुलन (पैकेᳲजग) 
सुिवधा ᭍लास 100 और ᭍लास 10000 
᭍लीन ᱨम मᱶ संचािलत होती ह ै िजसमे डाई 
बॉ᭠डसᭅ, बॉल और वेज वायर बॉ᭠डसᭅ, हमᱷᳯटक 

सीᳲलग के िलए म᭨टीज़ोन हीᳳटग फनᱷस, 

म᭨टीफ़ं᭍शन बॉ᭠ड पुल टे᭭टसᭅ, लेजर वे᭨डर, 

डाइᳲसग सॉ, टेप माउंटर आᳰद शािमल ह।ᱹ 

 

 

 

 संकुल अिभक᭨प ᮧयोगशाला सभी उपकरणᲂ के िलए बॉᳲ᭠डग और िडवाइस ᮟाइंग जेनरेशन जैसी पो᭭ट 
फैब गितिविधयᲂ कᳱ ᳞व᭭था करती ह।ै 

 सीमॉस, ᮧितᳲबिबᮢ (इमेजर) और रेिडयो आवतᱮ (आरएफ) उपकरणᲂ के िलए िसᲨल और पावर इंटीिᮕटी 

ᮧदशᭅन का संचालन करने के िलए एकल डाई और बᱟ-डाई अव᭭तर (सब᭭ᮝे᭗स) (SiP) का िडज़ाइन और 

िव᳣ेषण। 
 म᭥ेस संकुलन िलए अिभक᭨पना, िव᳣ेषण और िवकास 

 उपकरणᲂ के िलए थमᲃ मैकेिनकल िडजाइन, िव᳣ेषण और अिभलᭃणन 

 आईसी पैकेज का लेआउट और क᭭टम पैकेज िवकिसत करने के िलए फैिᮩकेशन इनपुट का िनमाᭅण। 
 मानक आईसी पैकेज और क᭭टम अव᭭तर िवकास के िलये शुᱨ से अंत समाधान। 
 57µmx57µm और 65µm िपच के पैड आकार के िलए फाइन िपच बॉᳲ᭠डग ᭃमता (0.8,1 और 1.25 

mil वायर का उपयोग करके) 

 इमजेर उपकरणᲂ के बड़ ेडाइज़ के संकुलन के िलए िन᳜ तापमान ᮧᳰᮓया 
 ASICs और सᱶसर उपकरणᲂ के िलए म᭨टी-िचप संकुलन ᮧᳰᮓया 

 

 

 

वी.एल.एस.आई. समंवायोजन एव ंसंकुलन 

म᭎ुय  ᭃमताए ं
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वी.एल.एस.आई. और मे᭥स परीᭃण सुिवधाएं 
िडिजटल, िमि᮰त िसᲨल और एनालॉग डोमेन मᱶ 

जᳯटल, उᲬ गित और उᲬ िपन िगनती वाले 

एकᳱकृत स᳸कट कᳱ आव᭫यक परीᭃण 
आव᭫यकताᲐ को पूरा करती ह।ᱹ यह सुिवधा 
िविभ᳖ ᮧकार के म᭥ेस और आर.एफ.  उपकरणᲂ, 

जैसे दबाव, तापमान और आᮤᭅता सᱶसर, 

᭜वरणमापी (ए᭍सेलेरोमीटर), आर.एफ. ि᭭वच 

और बᱹड-पास ᳰफ᭨टर के परीᭃण कᳱ भी सुिवधा 
ᮧदान करती ह।ै 

 

 

उ᭜पाद िवकास के िविभ᳖ चरणᲂ मᱶ कायाᭅि᭠वत परीᭃण योजनाएँ और इंजीिनयᳳरग उपलि᭣धयाँ िन᳜िलिखत ह ᱹ: 
• वेफर और िडवाइस ᭭तर पर ᮧोटोटाइप परीᭃण/डीबग  

• पो᭭ट िसिलकॉन स᭜यापन और अिभलᭃणन  

• ᭭वचािलत परीᭃण उपकरण पर उ᭜पादन परीᭃण 
 

 

 

 ᭍लास 10000 ᭍लीन ᱨम मे 8" और 6" वेफर कᳱ ᭭वचािलत जांच, वी.एल.एस.आई. परीᭃक, तापमान 

अिभलᭃणन सेटअप, ᮧकंिपᮢ (शेकर) सिहत मे᭥स िडवाइस परीᭃण सेटअप, लेजर डॉपलर वाइᮩोमीटर 

(एलडीवी), ताप कᭃ, दाब अंशशोधन आᳰद ।  

  सीमॉस और मे᭥स उपकरणᲂ के िव᳒ुत अिभक᭨प स᭜यापन और अिभलᭃणन के िलए अधᭅ-᭭वचािलत 
परीᭃण सेटअप बनाने कᳱ ᭃमता। सीमॉस, ए.एस.आई.सी., सी.सी.डी. संसूचकᲂ और लो ᮟॉप आउट 

रेगुलेटर, ᮧᳰᮓया म᭨ूयांकन वाहन जैसे ᳰक  ᳳरग ऑिसलेटर और बᱹड गपै रेफरᱶस स᳸कट के िलए िविभ᳖ ऐसे 

परीᭃण सेटअप इन-हाउस िवकिसत ᳰकए गए ह।ᱹ 

 

वी.एल.एस.आई. परीᭃण सिुवधा 

म᭎ुय  ᭃमताए ं
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 120-िपन और 90μm पैड िपच तक के ᭣लेड-टाइप अ᭠वेषी काडᭅ (ᮧोबकाडᭅ) िवकिसत करने के िलए इन-

हाउस िवकास ᭃमता । एस.सी.एल म े400 पैड से अिधक और 65μm तक िपच के साथ उᲬ-िपन काउंट 

वाले एपॉ᭍सी अ᭠वेषी काडᭅ िवकिसत करने कᳱ अिभक᭨प ᭃमता ह।ै  
 -55°C से 125°C 512 I/O (800 MHz ᭍लॉक दर) तक  के िडिजटल,िमि᮰त िसᲨल और एनालॉग 

उपकरणᲂ का अिभलᭃणन। िविभ᳖ ᮧकार के उपकरणᲂ जैसे ᳰक ए᭥प आᳰद के िलए परीᭃण कायᭅᮓम 
िवकिसत करने का अनुभव। 

 बᱟअपरत और उᲬ गित वाले िडवाइस इंटरफ़ेस बोडᭅ और ᮧोब इंटरफ़ेस बोडᭅ के िलए िडज़ाइन ᭃमता। 
 दबाव सᱶसर (600 बार तक), तापमान सᱶसर (-90°C से 180°C), आᮤᭅता सᱶसर (10% RH से 95% 

RH) और ᭜वरणमापी (20g तक) का अिभलᭃणन । 

 • ᮧोᮕाᳲमग भाषाᲐ जैसे C, C#, िवज़ᰛअल बेिसक, MATLAB, LabView आᳰद का उपयोग िविभ᳖ 

परीᭃकᲂ के परीᭃण कायᭅᮓम को िवकिसत करने के िलए ᳰकया गया ह ैजो िडिजटल, एनालॉग और िमि᮰त 

िसᲨल सीमॉस उपकरणᲂ का परीᭃण करते ह ᱹ। 
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एससीएल के पास 40 GHz के वेफर 

लेवल और पैकेज लेवल दोनᲂ के िलए 
RF स᳸कट कᳱ इन-हाउस टेᳲ᭭टग ᭃमता 

ह।ै पूणᭅ RF और DC अिभलᭃणन इन-

हाउस ᳰकया जा सकता ह।ै ᮧमुख 
उपकरणᲂ कᳱ ᭃमताᲐ का उ᭨लेख नीचे 
ᳰकया गया ह:ै 

 

 • वे᭍टर नेटवकᭅ  िव᳣ेषक (VNA) 

 • ᭭प᭍ेᮝम िव᳣ेषक: 26.5 GHz तक रव (Noise)आंकड़ा मापन के साथ 

 • िसᲨल जनरेटर: 250 KHz से 40 GHz, +4dBm से -130dBm, मॉडूलन-आयाम आवृिᱫ और चरण 

 • ᮧितबाधा िव᳣ेषक: 1 MHz से 3 GHz, मापन |Z|,|Y|, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, X, G, B, D, Q, 

Ԑr, μr, tanδ  

 • पावर मीटर: DC-40 GHz, -30 dBm से + 20 dBm   

 • RF ᮧोबर: मैनुअल (सिमट 11K) और सेमी-ऑटोमᳯैटक (सिमट12K) आर.एफ. ᮧोबर थमᭅल कंᮝोल चक 

के साथ 

 

 

  

रेिडयो आवतᱮ (आर.एफ.) परीᭃण सुिवधा 
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एससीएल के पास म᭥ेस स᳸कट के िलए 
इन-हाउस परीᭃण ᭃमता ह।ै ᮧमुख 
उपकरणᲂ कᳱ ᭃमताᲐ का उ᭨लेख नीचे 
ᳰकया गया ह:ै 

 

 तापमान अंशशोधक 
तापमान सीमा 
-35ºC से 100ºC (इथेनॉल) 

35ºC से 280ºC (िसिलकॉन तेल) 

सदंभᭅ उᲬ पᳯरशु᳍ता पी.आर.टी. 
तापमान सीमा: -200 ºC से 661 ºC 

मूल यथाथᭅता: 0ºC पर ± 0.006 

 

 वाइबशेकर:-अिधकतम ᭜वरण: 110g; आवृिᱫ रᱶज: 7KHz 

  लेजर डॉपलर वाइᮩोमीटर 
  वेफर ᮧोबर 
  दाब िनयंᮢक / अंशशोधक:- 

200 बार तक (᭭वचािलत अंशशोधक): 
1.6 बार, 1.6 बार, 20 बार, 50 बार, 70 mBar, 200 बार 

600 बार तक (ह᭭तचािलत, िनि᭬ᮓय भार  अंशशोधक) 

 िनवाᭅत पंप 
 तापमान कᭃ  
 तापमान परास: -70ºC से 180ºC; यथाथᭅता: ±0.5°C 

 

म᭥ेस परीᭃण सिुवधा 
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एससीएल मᱶ िनᳶमत उपकरणᲂ / बोडᲄ / उप-
ᮧणािलयᲂ / ᮧणािलयᲂ कᳱ िव᳡सनीयता और 
गुणवᱫा आ᳡ासन को अिभक᭨पना, िचप िनमाᭅण, 

समंवायोजन/संकुलन और परीᭃण चरणᲂ के दौरान 
बनाए रखा जाता ह।ै दोष मᲦु िविनमाᭅण सुिनि᳟त 
करने के िलए िनयिमत इनलाइन ᭍यू.ए.(QA) 

िनरीᭃण / ऑिडट ᳰकए जाते ह।ᱹ आव᭫यक 
अनुᮧयोगᲂ के िलए उ᭜पादᲂ कᳱ सि᳖रीᭃण और 
यो᭏यता ᮧᳰᮓया का एक अिभ᳖ अंग ह।ै 

 

 

िव᳡सनीयता और गुणवᱫा आ᳡ासन आव᭫यकताᲐ को MIL-PRF-38534, MIL-PRF-38535, JEDEC, 

MIL-883 और अ᭠य ᮧासंिगक मानकᲂ के अनुसार वैि᳡क िन᭬पादन िविनदᱷशᲂ ᳇ारा िनदᱷिशत ᳰकया जाता ह ै । 

ᮧᳰᮓयाᲐ मᱶ िनरंतर सुधार उिचत चरणᲂ मᱶ पुनᳶनवेश और िवफलता िव᳣ेषण के मा᭟यम से लागू ᳰकए जाते ह।ᱹ 

 

 ᮧᳰᮓया िव᳡सनीयता परीᭃण ᮧणाली 
 थमᭅल ᮧघात कᭃ (वायु से वाय)ु 
 थमᭅल ᮧघात कᭃ (तरल से तरल) 
 कंपन परीᭃण ᮧणाली 
 उᲬ तापमान, उᲬ आᮤᭅता कᭃ 

 हमᱷᳯटिसटी जाँच के िलए महीन और सकल ᳯरसाव परीᭃण ᮧणाली 
 जीवन संचालन परीᭃण ᮧणाली (बनᭅ-इन कᭃ) 
 अपᳯरवतᱮ ᭜वरण परीᭃण ᮧणाली। 
 मैकेिनकल ᮧघात परीᭃक। 
 कण संघᲵ रव संसूचन (PIND) परीᭃक  

 मानव शरीर मॉडल (HBM) पर आधाᳯरत इले᭍ᮝो ᭭थैितक वै᭞धुत िवसजᭅन (ESD)अनुकारी 

 

 

िव᳡सनीयता एव ंगुणता आ᳡ासन 

पयाᭅवरण परीᭃण के िलए सुिवधा 
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 ᮓमवीᭃण  इले᭍ᮝॉन सू᭯मदशᱮ (SEM)  

 फोक᭭ड आयन दडं तंᮢ (FIB) 

 एनजᱮ िड᭭पᳶसव ए᭍स-रे ᭭प᭍ेᮝोमीटर (EDS) 
 माइᮓो ᭍लीवर 
 पॉिलशर ᮕाइंडर 
 ᮧकाशीय सू᭯मदशᱮ 

 

 वी.एल.एस.आई. िडवाइस / ASICs / म᭥ेस िडवाइस / बोडᭅ / उपᮧणाली / ᮧणािलᲐ का सि᳖रीᭃण और 

यो᭏यता  
 ᮧᳰᮓया यो᭏यता 
 िडवाइस िवफलता िव᳣ेषण 
 ᮧᳰᮓया ऑिडट  
 गुणवᱫा ᮧणाली और द᭭तावेज़ीकरण िनयंᮢण 

 

  

िवफलता िव᳣षेण के िलए परीᭃण सुिवधाएं  

म᭎ुय  ᭃमताए ं
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एससीएल के पास मानिचᮢकला और संसाधन मानिचᮢण अनुᮧयोगᲂ के िलए सुदरू संवेदन के िलए दृ᭫ यमान रᱶज 
(400 nm से 1000 nm ) मᱶ िसिलकॉन आवेश युि᭏मत युिᲦ (सी.सी.डी.) आधाᳯरत छिव संवेदक के िलए एक लंबे 

समय से ᭭थािपत िनमाᭅण ᮧᳰᮓया ह।ै इन संसूचकᲂ का उपयोग उपᮕह अवलोकन और तारा संवेदक  के ᱨप मᱶ 
कᭃीय िनयंᮢण के िलए भी ᳰकया जाता ह।ै संसूचकᲂ, समंवायोजन, संकुलन और उड़ान यो᭏यता के िलए सुिवधा 

मौजूद ह।ै 

 

 भारतीय छोटे उपᮕह (IMS-1) के िलए 4K एिलमᱶ᭗स के साथ फोटोडायोड संसूचक आधाᳯरत सी.सी.डी. 

(CCD) लीिनयर इमेजर 

 1K x1K ᮨेम ᮝांसफर सी.सी.डी. ᳲबब संसूचक तारा संसूचक अनुᮧयोग के िलए ह ैजो अंतᳯरᭃ उपयोग के 

िलए उड़ान यो᭏य ह ै
 HySIS उपᮕह के िलए 1000 (ᳰदगीय) x 66 (वणᭅᮓमी) के साथ एस.सी.एल. मᱶ िनᳶमत अितवणᭅᮓमीय 

(हाइपर᭭पे᭍ᮝल) ᳲबब संसूचक  
 Oceansat-3 के ओशन कलर मॉिनटर (OCM-3) पेलोड के िलए तेरह अलग-अलग बᱹड मᱶ 4000 

एिलमᱶट x 48 ᭭टेज ᮨेम ᮝांसफर सी.सी.डी. संसूचक का यो᭏यता पᳯरᭃण चल रहा ह ै 

 एस.सी.एल. ने िविभ᳖ व᭄ैािनक एवं अ᭠य अनुᮧयोगᲂ के िलए िसिलकॉन फोटोम᭨टी᭡लायर 
(एस.आई.पी.एम.) और बड़ ेᭃेᮢफल के डायोड संसूचक िवकिसत करने के िलए अ᭠य रणनीितक संगठनᲂ के 
साथ िमलकर काम ᳰकया ह।ै  

 मौजूदा ᮧयास वतᭅमान ᮧौ᳒ोिगकᳱ को और बेहतर बनाने के िलए ह,ᱹ िजसमᱶ एनटी᭣लूᳲमग ᭃमताᲐ को 

शािमल ᳰकया गया ह,ै लघु तरंगद᭟ैयᭅ ᮧितᳰᮓया को बढ़ाया गया ह ैऔर रेिडएशन कठोरता को बढ़ाया गया 

ह,ै िजससे एस.सी.एल मᱶ िवकिसत संसूचकᲂ का उपयोग अिधक मांग वाले अनुᮧयोगᲂ मᱶ ᳰकया जा सकेगा। 

 

 

  

िव᭞धुत ᮧकािशकᳱ/संसूचक ᮧौ᳒ोिगकᳱ 

म᭎ुय िवकिसत संसचूक  
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उ᭜पाद िववरण 

यह एल.वी.आर. ᳰकसी स᳸कट या लोड को 1.2V का 

नाममाᮢ वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर का 

आउटपुट वो᭨टेज, रेगुलेटर के आंतᳯरक स᳸कटरी ᳇ारा 

िनयंिᮢत ᳰकया जाता ह,ै जो लोड ᳇ारा खᱭचे गए करंट, 

स᭡लाई या लाइन वो᭨टेज और पᳯरवेश के तापमान से 
सापᭃे ᱨप से ᭭वतंᮢ होता ह।ै यह बाहरी कैपेिसटर के 

साथ ि᭭थर ह ैजो ई.एस.आर. 1 ohm  से 10ohm के 

10uF से कम नहᱭ ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर को अ᭜यिधक 

तापमान या आकि᭭मक शॉटᭅ स᳸कट से बचाने के िलए, 

इस िचप मᱶ ओवर-टे᭥परेचर शटडाउन और ᮧोᮕामेबल 
ओवर-करंट शटडाउन स᳸कट शािमल ह।ᱹ 

 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 1.2V  

 अिधकतम आउटपुट धारा: 1.6A 

 पूणᭅ लोड पर ᮟॉपआउट वो᭨टेज < 400mV 

 लाइन िविनयमन: < 2%/V; लोड िविनयमन: < 1% 

 शांत धारा (IGND): 14mA 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 3.6V  

 पावर गुड ᭢लैग: VNOM का -5% 

 िडसेबल फᳱचर के साथ ओवर टे᭥परेचर शटडाउन 
 1 सेकंड कᳱ दरेी के बाद ᮧोᮕामेबल शॉटᭅ स᳸कट करंट शटडाउन  

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 डाई/क᭭टमाइ᭔ड पैकेज िवक᭨प 
 

कम ᮟॉप-आउट के रैिखक वो᭨टेज रेगुलटेर 1.2V, 1.6A 
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उ᭜पाद िववरण 

यह एल.वी.आर. 1.8V, 150mA पूणᭅ लोड करंट का एक िनि᳟त 

आउटपुट वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै यह बाहरी कैपेिसटर के साथ ि᭭थर 

ह ैजो ई.एस.आर. 1 ओम से 10 ओम के 4.7uF से कम नहᱭ ह।ै यह 

स᳸कट या लोड को 1.8V का नाममाᮢ वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै 

वो᭨टेज रेगुलेटर का आउटपुट वो᭨टेज लोड, आपᳶूत या लाइन वो᭨टेज 

और पᳯरवेश के तापमान ᳇ारा खᱭचे गए करंट से सापेᭃ ᱨप से ᭭वतंᮢ  

होने के िलए, रेगुलेटर के आंतᳯरक स᳸कटरी ᳇ारा िनयंिᮢत ᳰकया 

जाता ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर को अ᭜यिधक तापमान या आकि᭭मक शॉटᭅ 

स᳸कट से बचाने के िलए, इस िचप मᱶ ओवरटे᭥परेचर और ओवर-करंट 

ᮧोटे᭍शन स᳸कट शािमल ह।ᱹ पावर गुड िपन इंिगत करता ह ै ᳰक 

आउटपुट नाममाᮢ आउटपुट के ±10% कᳱ सीमा के भीतर ह ैया नहᱭ। 

 

 

 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 1.8V  

 अिधकतम आउटपुट धारा: 150mA 

 पूणᭅ लोड पर ᮟॉपआउट वो᭨टेज < 400mV 

 शांत धारा (IGND): 9mA 

 वो᭨टेज सटीकता लाइन और लोड: <0.5% 

 पावर गुड ᭢लैग: VNOM का ±10% 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 3.6V  

 िडसेबल फᳱचर के साथ ओवर टे᭥परेचर शटडाउन 

 शॉटᭅ स᳸कट करंट िलᳲमग फᳱचर: 350mA  

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 डाई/क᭭टमाइ᭔ड पैकेज िवक᭨प 

कम ᮟॉप-आउट के रैिखक वो᭨टेज रेगुलटेर 1.8V, 150mA 
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उ᭜पाद िववरण 

यह एल.वी.आर. 1.8V, 800mA पूणᭅ लोड करंट का एक िनि᳟त 

आउटपुट वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै यह बाहरी कैपेिसटर के साथ ि᭭थर 

ह ैजो ई.एस.आर. 1 ओम से 10 ओम के 10uF से कम नहᱭ ह।ै यह 

स᳸कट या लोड को 1.8V का नाममाᮢ वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै 

वो᭨टेज रेगुलेटर का आउटपुट वो᭨टेज लोड, आपᳶूत या लाइन वो᭨टेज 

और पᳯरवेश के तापमान ᳇ारा खᱭचे गए करंट से सापेᭃ ᱨप से ᭭वतंᮢ  
होने के िलए रेगुलेटर के आंतᳯरक स᳸कटरी ᳇ारा िनयंिᮢत ᳰकया जाता 
ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर को अ᭜यिधक तापमान या आकि᭭मक शॉटᭅ स᳸कट 

से बचाने के िलए, इस िचप मᱶ ओवरटे᭥परेचर और ओवर-करंट 

ᮧोटे᭍शन स᳸कट शािमल ह।ᱹ पावर गुड िपन इंिगत करता ह ै ᳰक 
आउटपुट नाममाᮢ आउटपुट के -5% और +10% कᳱ सीमा के भीतर 
ह ैया नहᱭ। 

 

 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 1.8V  

 अिधकतम आउटपुट धारा: 800mA 

 पूणᭅ लोड पर ᮟॉपआउट वो᭨टेज < 200mV 

 शांत धारा (IGND): 10mA 

 वो᭨टेज सटीकता लाइन और लोड: <1% 

 पावर गुड ᭢लैग: VNOM का -5% और +10% 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 3.6V  

 िडसेबल फᳱचर के साथ ओवर टे᭥परेचर शटडाउन 
 ᮧोᮕामेबल शॉटᭅ स᳸कट करंट िलिमᳳटग सुिवधा 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 डाई/क᭭टमाइ᭔ड पैकेज िवक᭨प 

कम ᮟॉप-आउट के रैिखक वो᭨टेज रेगुलटेर 1.8V, 800mA 
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उ᭜पाद िववरण 

यह एल.वी.आर. ᳰकसी स᳸कट या लोड को 1.8V का नाममाᮢ 

वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर का आउटपुट वो᭨टेज 

रेगुलेटर के आंतᳯरक स᳸कटरी ᳇ारा िनयंिᮢत ᳰकया जाता ह,ै जो लोड 

᳇ारा खᱭचे गए करंट, स᭡लाई या लाइन वो᭨टेज और पᳯरवेश के 

तापमान से सापᭃे ᱨप से ᭭वतंᮢ होता ह।ै वो᭨टेज रेगुलेटर को 

अ᭜यिधक तापमान या आकि᭭मक शॉटᭅ स᳸कट से बचाने के िलए, इस 

िचप मᱶ ओवरटे᭥परेचर शटडाउन और ᮧोᮕामेबल ओवरकरंट 
शटडाउन स᳸कट शािमल ह।ᱹ यह बाहरी कैपेिसटर के साथ ि᭭थर ह ैजो 

ई.एस.आर. 1 ohm  से 10ohm के 10uF से कम नहᱭ ह।ै 

 

 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 1.8V  

 अिधकतम आउटपुट धारा: 1.6A 

 पूणᭅ लोड पर ᮟॉपआउट वो᭨टेज < 300mV 

 लाइन िविनयमन: < 2% 

 लोड िविनयमन: <1% 

 शांत धारा (IGND): 14mA 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 3.6V  

 पावर गुड ᭢लैग: VNOM का -5%  

 िडसेबल फᳱचर के साथ ओवर टे᭥परेचर शटडाउन 
 1 सेकंड कᳱ दरेी के बाद ᮧोᮕामेबल शॉटᭅ स᳸कट करंट शटडाउन  

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 डाई/क᭭टमाइ᭔ड पैकेज िवक᭨प 

 

कम ᮟॉप-आउट के रैिखक वो᭨टेज रेगुलटेर 1.8V, 1.6A 
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उ᭜पाद िववरण 

3.3 V आउटपुट, 200mA फुल लोड करंट एल.वी.आर.  3.7 V से 6 

V तक इनपुट ऑपरेᳳटग वो᭨टेज कᳱ एक िव᭭तृत ᮰ृंखला के िलए 3.3 

V का एक िनि᳟त आउटपुट वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै एल.वी.आर. 

एक बाहरी संधाᳯरᮢ के साथ ि᭭थर ह ैजो ई.एस.आर. 0.1 ओम से 10 

ओम के 4.7uF से कम नहᱭ ह।ै SC1019-0 म᭎ुय ᱨप से िडिजटल, 

एनालॉग और आर.एफ. िच᭡स के साथ एकᳱकरण के िलए अिभᮧेत ह।ै 
वो᭨टेज रेगुलेटर को अ᭜यिधक तापमान या आकि᭭मक शॉटᭅ स᳸कट से 

बचाने के िलए, इस िचप मᱶ ओवर टे᭥परेचर ᮧोटे᭍शन स᳸कट और शॉटᭅ 

स᳸कट फो᭨ड बैक करंट िलिमᳳटग फᳱचर शािमल ह।ᱹ िडवाइस 

एफ.एल. के दोगुने यानी 0.4A पर शॉटᭅ स᳸कट फो᭨ड-बैक मᱶ चला 

जाता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 3.3V  

 पूणᭅ लोड धारा =200 mA 

 <1 mA का कम शांत करंट 

 पूणᭅ लोड पर ᮟॉपआउट वो᭨टेज < 150mV 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 6V  

 अिधक तापमान शट डाउन मैकेिन᭔म  

 शॉटᭅ स᳸कट फो᭨ड-बैक करंट सीिमत करने कᳱ सुिवधा: 400mA 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 िचप ऑन बोडᭅ (सी.ओ.बी.) पैकेज मᱶ पैक ᳰकया गया 
 डाई/क᭭टमाइ᭔ड पैकेज िवक᭨प 

 

कम ᮟॉप-आउट के रैिखक वो᭨टेज रेगुलटेर 3.3V, 200mA 
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उ᭜पाद िववरण 

एल.वी.आर. मᱶ ᭭वतंᮢ ᱨप से स᳸कट या लोड को 5V का नाममाᮢ 

वो᭨टेज ᳰदया जाता ह,ै और यह ᮧित चैनल 16 mA तक आउटपुट 

करंट िडलीवर कर सकता ह।ै आंतᳯरक ᱨप से, इस रैिखक िनयामक मᱶ 

एक संदभᭅ, एक ᮢुᳯट ए᭥पलीफायर और एक P-चैनल मॉ᭭फैट पास 

ᮝांिज᭭टर होता ह।ै इसमᱶ 8 ᭭वतंᮢ कोर ह।ᱹ 
 

िवशषेताएं: 

 नाममाᮢ Vout: 5V  

 आठ ᭭वतंᮢ कोर 

 ᮧित कोर अिधकतम आउटपुट धारा: 16mA  

 ᮟॉपआउट वो᭨टेज: 500mV 

 लाइन और लोड पर वो᭨टेज सटीकता: 1% 

 19mA पर फो᭨ड बैक करंट 

 5mA पर फो᭨ड बैक ᳯरकवरी 

 अिधकतम आपूᳶत VIN: 7.5V  

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 24 िपन सी.एफ.पी./ क᭭टमाइज़ पैकेज िवक᭨प / डाई 

 

 

  

 ऑ᭍टल-कोर लो ᮟॉप-आउट रैिखक वो᭨टेज रेगलुटेर 5V, 16mA 
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उ᭜पाद िववरण 

यह 1.6V (0.5V से 2.1V) कᳱ गितशील रᱶज के साथ 8-िबट 

ᮧोᮕामेबल डुअल चैनल आउटपुट बायस वो᭨टेज जनरेटर ह।ै इसमᱶ 

बᱹड-गैप रेफरᱶस ᭣लॉक, वो᭨टेज रेफरᱶस ᭣लॉक, दो आर-2आर 

डी.ए.सी. (R-2R DAC); दो बᱹड सीिमत ऑपरेशंस ए᭥पलीफायर ह।ᱹ 

इसमᱶ चार वायर सीᳯरयल इंटरफ़ेस ह।ै िडिजटल इनपुट बाइट को 

िडिजटल टू एनालॉग क᭠वटᭅर (DAC) कᳱ मदद से संबंिधत एनालॉग 

आउटपुट मᱶ पᳯरवᳶतत ᳰकया जाता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं: 

 लाइन वो᭨टेज: 3.0V-3.6V 

 गितक पᳯरसर (डायनेिमक रᱶज): 1.6V (0.5V से 2.1V) 

 िवभेदन: 8 िब᭗स 

 ᮧित चैनल आउटपुट ᮟाइव करंट: 5mA 

 दो ᮧोᮕामेबल आउटपुट 
 आउटपुट सᭃम/अᭃम सुिवधा 
 ᮧोᮕाᳲमग इंटरफ़ेस: 4 वायर सीᳯरयल 
 ᭍लॉक इनपुट: एल.वी. सीमॉस संगत 
 कम उजाᭅ ᭃय 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 20 लीड साइड ᮩे᭸ड संकुल मᱶ पैक ᳰकया गया 

 MIL STD 883 के अनुसार FM यो᭏य 

 

  

 ᮧोᮕामबेल बायस जनरेटर, 0.5V-2.1V, 8-िब᭗स, 5mA 
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उ᭜पाद िववरण 

इसमᱶ एक ही डाई मᱶ चार ᭭वतंᮢ ि᭭वच ह।ᱹ यह 42V पर 1A लोड 

ि᭭वच कर सकता ह।ै इस ि᭭वच ᮝांिज᭭टर को एक िनयंᮢण स᳸कट के 
मा᭟यम से िनयंिᮢत ᳰकया जाता ह।ै िनयंᮢण स᳸कट इनपुट वो᭨टेज से 

संचािलत होता ह।ै जब िनयंᮢ ण इनपुट उᲬ (5V) होता ह,ै तो ि᭭वच 

लोड करंट (1A) संचािलत करता ह ैऔर ᮧदान करता ह।ै अ᭠यथा यह 

ि᭭वच बंद रहता ह।ै 3.5V िजतना कम इनपुट वो᭨टेज भी उᲬ वो᭨टेज  

(> 3.5V) माना जाता ह ैजो ᮝांिज᭭टर को चालू कर सकता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं: 

 रॉ बस वो᭨टेज: 27V-42V 

 पूणᭅ लोड धारा : 1A 

 िनयंᮢण वो᭨टेज: 3.5V से 5.5V 

 आउटपुट ᮟॉप (VSD): 1A पर < 650mV 

 इनपुट (लीकेज) धारा: 0.19mA 

 शांत धारा (IGND): 40nA 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 48 िपन सी.एफ.पी. मᱶ पैक ᳰकया गया 

 

 

  

 उᲬ वो᭨टेज, Ფाड सॉिलड ᭭टेट ि᭭वच 27V-42V, 1.0A 
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(ए.डी.सी. &  
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उ᭜पाद िववरण 
म᭨टी-कोर रीकॉि᭠फगरेबल डटेा अिधᮕहण ᮧणाली (म᭨टी-कोर 

आर.डी.ए.एस.) एक पूणᭅतः एकᳱकृत डटेा अिधᮕहण ᮧणाली ह।ै इसमᱶ 

16 उᲬ िवभेदन वाले िस᭏मा ड᭨ेटा (ƩΔ) ए.डी.सी., 32 आठ िबट 

ई.डी.ए.सी. के साथ-साथ ᮧ᭜येक ƩΔ ए.डी.सी. के िलए अंशांकन और 

ओवररᱶज संसूचन यूिनट शािमल ह।ै उपयोगकताᭅ चार िबट चैनल 
एᮟसे का उपयोग करके एस.पी.आई. इंटरफ़ेस के मा᭟यम से ᳰकसी भी 
ए.डी.सी. के साथ संचार कर सकता ह।ै   

ऑपरेशन के दो मोड ह:ᱹ ᮧोᮕाम मोड और ᮆलाइट मोड। उपयोगकताᭅ ᮧाथिमक इनपुट िपन के मा᭟यम से ᳰकसी भी 

मोड का चयन कर सकता ह।ै ᮧोᮕाम मोड के दौरान, उपयोगकताᭅ सभी ए.डी.सी. कोर और आई.डी.ए.सी. को 

ᮧोᮕाम कर सकता ह ैऔर ᮆलाइट मोड के दौरान उपयोगकताᭅ लगातार डटेा पढ़ सकता ह।ै ᮧ᭜येक ƩΔ ए.डी.सी. 

एक ᮧोᮕामेबल गेन ए᭥पलीफायर (पी.गी.ए.) और ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशांकन के साथ दसूरे ऑडᭅर 

मॉᲽूलेटर का उपयोग करता ह।ै ƩΔ मॉᲽूलेटर एनालॉग इनपुट िसᲨल को 1s और 0s कᳱ एकल िबट ᭭ᮝीम मᱶ 

पᳯरवᳶतत करता ह ैजहाँ 1s और 0s का घन᭜व िडिजटाइज़ कᳱ गई जानकारी को दशाᭅता ह।ै मॉᲽूलेटर से ᳲसगल 

िबट डेटा को ᳰफर एक िडिजटल एस.आई.एन.सी.3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा संसािधत ᳰकया जाता ह ैताᳰक 24 िब᭗स 

िडिजटल आउटपुट का उ᭜पादन ᳰकया जा सके। ƩΔ ए.डी.सी. कᳱ आउटपुट डटेा दर ᮧोᮕाम करने यो᭏य ह।ै ᮧ᭜येक 

8-िबट धारा डी.ए.सी. तीन अलग-अलग ᮰ेिणयᲂ के साथ उपल᭣ध ह:ै 0.5mA, 1mA और 2mA । 

िवशषेताएं 

 सोलह ƩΔ ADCs 

 24 िब᭗स ᳯरज़ॉ᭨यूशन 

 गुम न होने कᳱ गारंटी 

 1 से 128 तक PGA (बाइनरी ᭭टे᭡स) 

 ᮧोᮕाम करने यो᭏य आउटपुट डेटा दर 

 0.005% INL 

19 िब᭗स ENOB (PGA = 1, 

OSR=2047) 

 ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशांकन 

 डटेा फ़ॉमᱷट चयन 

 

म᭨टी-कोर रीकॉि᭠फ़गरेबल डटेा अिधᮕहण ᮧणाली 

(म᭨टी-कोर आर.डी.ए.एस. सं᭭ करण 1.1) 
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 बᱫीस IDACs 

 8 िब᭗स ᳯरज़ॉ᭨यूशन 

 0.5 mA, 1mA और 2mA कᳱ ᮧोᮕाम करने यो᭏य 

पूणᭅ ᭭केल रᱶज. 

 ऑन-िचप सटीकता 1.22V संदभᭅ 

 पᳯरशु᳍ता: 1.7%, अपवाह: ±80ppm 

 ऑन िचप 1.8V वो᭨टेज िनयंᮢक  

 ᮧोᮕाम और ᭢लाइट मोड ऑपरेशन 

 SPI संगत 

 3.0V से 3.6V 

 180nm एस.सी.एल सीमॉस मानक ᮧᳰᮓया 

 θJC =0.88°C/W 
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उ᭜पाद िववरण 
संवेदक िसᲨल अनुकूलक को िसᲨल अनुकूलन और िविभ᳖ ᮧकार के 
संवेदक आउटपुट डटेा के िडिजटल ᱨपांतरण के िलए िवकिसत ᳰकया 
गया ह।ै इसमᱶ दो उᲬ िवभेदन समकािलक सᱹपᳲलग िस᭏मा ड᭨ेटा 

(ƩΔ) ए.डी.सी. कोर, ए.डी.सी._0 और ए.डी.सी._1 के साथ-साथ 

आव᭫यक िसᲨल कंडीशᳲनग स᳸कᮝी शािमल ह।ै िडवाइस िचप 

अंशांकन (3rd ऑडᭅर पॉलीनोिमयल तक) और तापमान ᮧितपूᳶत 

(3rd ऑडᭅर पॉलीनोिमयल तक) करने मᱶ भी सᭃम ह।ै   

दो ए.डी.सी.  मᱶ से, ए.डी.सी._0 का उपयोग मु᭎य सᱶसर के आउटपुट को िडिजटाइज़ करने के िलए ᳰकया जाता ह ै

जबᳰक ए.डी.सी._0 का उपयोग तापमान सᱶसर के आउटपुट को िडिजटाइज़ करने के िलए ᳰकया जाता ह।ै तापमान 

सᱶसर कᳱ िडिजटाइज़ कᳱ गई जानकारी का उपयोग मु᭎य सᱶसर के तापमान ᮧितपᳶूत को पूरा करने के िलए ᳰकया 

जाता ह।ै सᱶसर के कम आउटपुट वो᭨टेज को संभालने के िलए, दोनᲂ ए.डी.सी. मᱶ ᮧोᮕामेबल गेन फᳱचर भी ᳰदया 

गया ह।ै ए.डी.सी._0 मᱶ, लाभ दो चरणᲂ मᱶ ᮧदान ᳰकया जाता ह:ै (1) एक ᮧारंिभक उᲬ ᮧदशᭅन ᮧोᮕामेबल लाभ 

ए᭥पलीफायर (पी.जी.ए.) (2) मॉᲽूलेटर लाभ (एम.ओ.डी.  _पी.जी.ए)। ए.डी.सी._1 केवल एम.ओ.डी.  _पी.जी.ए 

से सुसिᲯत ह।ै सᱶसर के ऑफसेट को हटाने के िलए दोनᲂ ए.डी.सी. मᱶ 6 िबट ऑफसेट डी.ए.सी. भी ᮧदान ᳰकया 

गया ह।ै इस िचप मᱶ दो करंट डी.ए.सी. भी ह ᱹजो 2mA का अिधकतम करंट ᮧदान कर सकते ह ᱹऔर साथ ही िचप 

तापमान सᱶसर (पी.टी.ए.टी.) भी ᮧदान कर सकते ह।ᱹ 

िवशषेताएं 

 दो ƩΔ ADCs 

•24 िब᭗स िवभेदन 

• ADC_C0: 1 से 512 तक PGA 

• ADC_C1: 1 से 8 तक MOD_PGA 

• ᮧोᮕामेबल आउटपुट डटेा दर 

• 0.005%FS INL 

• 19 िब᭗स ENOB (PGA = 1,  

MOD_PGA =1. &ऑसृ=2047)  

ᮧोᮕामेबल आउटपुट डटेा दर 

• 0.005%FS INL 

• 19 िब᭗स ENOB (PGA = 1, MOD_ 

PGA = 1 और OSR=2047) 

• ऑन-िचप अंशांकन और तापमान ᮧितपूᳯरत 

• डटेा ᮧाᱨप चयन 

संवदेक िसᲨल अनकूुलक एस.सी.1270-0एस 
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 दो वतᭅमान DACs 

• 8 िब᭗स िवभेदन 

• अिधकतम धारा 2mA  

  दो ऑफसेट DACs 

• 6 िब᭗स िवभेदन 

  ऑन-िचप 2V संदभᭅ 

  ऑन िचप 1.8V LDO 

 ऑन-िचप ऑिसलेटर 
 िवशेष रिज᭭टर का उपयोग करके ᳰकसी भी 

ADC का चयन  

 SPI संगत 

 आपᳶूत वो᭨टेज: 3.0V से 3.6V 

 संकुल: 64 िपन CQFP 

 तापमान रᱶज: -55⁰C से +125⁰C 

 180nm एस.सी.एक सीमॉस मानक ᮧᳰᮓया 

 θJC: 4°C/W   
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उ᭜पाद िववरण 

SC1282-0 मᱶ एक ᮧोᮕामेबल गेन इं᭭ᰯमᱶटेशन ए᭥पलीफायर 

(पी.जी.ए.) होता ह ै िजसके बाद 24-िबट िस᭏मा-ड᭨ेटा (ΣΔ) 

ए.डी.सी. होता ह।ै ᮧ᭭तािवत िडवाइस ᮧकृित मᱶ सामा᭠य ह ै और 
इसका उपयोग अ᭠य सᱶसर रीड आउट अनुᮧयोगᲂ मᱶ भी ᳰकया जा 
सकता ह।ै इसमᱶ पूरी तरह से चार िडफरᱶिशयल म᭨टी᭡ले᭍स चैनल 

और ऑन िचप तापमान सᱶसर ह।ै िडफ़ॉ᭨ट ᱨप से, चैनल 

आई.एन.पी.2, आई.एन.एन.2 ऑन िचप तापमान सᱶसर से जुड़ा होता 

ह।ै उपयोगकताᭅ सी.आर.4 रिज᭭टर का उपयोग करके चैनल 3 को 
तापमान संवेदक से िड᭭कने᭍ट कर सकता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 

 ƩΔ ADC 

 24 िब᭗स ᳯरज़ॉ᭨यूशन 

 1 से 512 तक PGA (PGA ON) 

 1 से 8 तक PGA (PGA बाईपास) 

 ᮧोᮕामेबल आउटपुट डेटा दर 

 0.007%FS INL 

 19 िब᭗स ENOB (PGA = 1, MOD_ 

PGA = 1 और OSR=2047) 

 डटेा फ़ॉमᱷट चयन 

 इनपुट ᮧितबाधा 100MΩ (PGA ON) ह ै

 ऑन िचप ऑफ़सेट और गेन अंशांकन  

 ऑन-िचप 1.22V संदभᭅ 

 ऑन िचप 1.8V LDO 

 SPI संगत 

 आपᳶूत वो᭨टेज: 3.0V से 3.6V 

 संकुल: 64 िपन CQFP 

 तापमान रᱶज: -55⁰C +125⁰C तक 

 180nm एस.सी.एल. सीमॉस मानक ᮧᳰᮓया 

 θJC: 4°C/W 

4-चनैल 24-िबट िस᭏मा डे᭨टा ए.डी.सी. पी.जी.ए.-512 के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 

16-िबट, 5- एम.एस.पी.एस. एक मोनोिलिथक सीऑँस एनालॉग-टू-

िडिजटल कनवटᭅर ह ै जो एनालॉग इनपुट िसᲨल को 5 मेगा सᱹपल 

ᮧित सेकंड (MSPS) पर 16-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ 

सᭃम ह ै और ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ह।ै यह 
कनवटᭅर िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन 

आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह।ै एकल 3.3V पावर स᭡लाई पर 

काम करते ᱟए, िडवाइस नाइᳰᲤ᭭ट दर पर ≥ 13-िबट ᮧभावी 

िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ैऔर <130mW खपत करता ह।ै पावर डाउन 

सुिवधा िबजली कᳱ खपत को <15mW तक कम कर देती ह।ै 

िडफरᱶिशयल इनपुट VREF (4*(CAPTE-CAPBE)) के 4 गुना के 

बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करते ह।ᱹ 
इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V±0.3V 

 िवभेदन: 16-िबट 

 डटेा दर: 5MSPS 

 इनपुट रᱶज: 2Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 ऑन-िचप वो᭨टेज संदभᭅ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 

 डटेा िवलंबता: 7 ᭍लॉक साइकल 

 िबजली कᳱ खपत < 130mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm CMOS तकनीक 

 संकुल: 68 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.81° C/W 

 

 

16-िबट, 5 एम.एस.पी.एस., पाइपलाइन एनालॉग से िडिजटल 

कनवटᭅर ऑन िचप वो᭨टेज सदंभᭅ के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 

14-िबट 10-MSPS एक मोनोिलिथक CMOS एनालॉग-टू-

िडिजटल कनवटᭅर ह ैजो एनालॉग इनपुट िसᲨल को 10 मेगा सᱹपल 

ᮧित सेकंड (MSPS) पर 14-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ बदलने मᱶ सᭃम ह ै

और इसे ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ᳰकया गया ह।ै 
यह कनवटᭅर िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन 

आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह।ै एक 3.3V िबजली कᳱ आपूᳶत पर 

काम करते ᱟए, िडवाइस नाइᳰᲤ᭭ट दर पर > 12-िबट ᮧभावी 

िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ैऔर <250mW िबजली कᳱ खपत करता ह।ै 

पावर डाउन सुिवधा िबजली कᳱ खपत को <50mW तक कम कर 

दतेी ह।ै अंतरा᭜मक इनपुट VREF (4*(CAPTE-CAPBE)) के 4 

गुना के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करते 
ह।ᱹ इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ पैमाने पर इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत कᳱ 

जाती ह।ै ए.एस.आई.सी. (ASIC) को 0.18μm ए.सी.एल. सीमॉस  

मानक लॉिजक ᮧᳰᮓया मᱶ तैयार ᳰकया गया ह।ै 

 

 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 14-िबट 

 डटेा दर: 10MSPS 

 इनपुट रᱶज: 2Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 िचप वो᭨टेज संदभᭅ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 

 डटेा िवलंबता: 8 ᭍लॉक साइकल 

 िबजली कᳱ खपत < 250mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm CMOS तकनीक 

 संकुल: 68 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.81° C/W 

 

14-िबट, 10 एम.एस.पी.एस., पाइपलाइन एनालॉग से िडिजटल 

कनवटᭅर ऑन िचप वो᭨टेज सदंभᭅ के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 
14-िबट 5 एमएसपीएस एक मोनोिलिथक सीएमओएस एनालॉग-टू-
िडिजटल कनवटᭅर ह ैजो एनालॉग इनपुट संकेतᲂ को 5 मेगा सᱹपल ᮧित सेकंड 
(एमएसपीएस) पर 14-िबट िडिजटल श᭣द मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ सᭃम ह ै
और ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ᳰकया गया ह ै। यह कनवटᭅर 
िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन आ᳸कटे᭍चर का 

उपयोग करता ह।ै एकल +3.3V िबजली कᳱ आपᳶूत पर काम करते ᱟए, 

िडवाइस नाइᳰᲤ᭭ट दर पर >12.0 िब᭗स ᮧभावी िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ैऔर 

<100mW कᳱ खपत करता ह।ै पावर डाउन फᳱचर िबजली कᳱ खपत को 

50mW तक कम कर दतेा ह।ै अंतरा᭜मक इनपुट VREF (=CAPTE-

CAPBE) के 4 गुने के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग 

ᮧदान करते ह।ᱹ इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत 

कᳱ जाती ह।ै िचप को 1.9V, 1.65V और 1.4V के ᱨप मᱶ तीन बाहरी 

संदभᲄ कᳱ आव᭫यकता होती ह।ै िडवाइस मᱶ िचप वो᭨टेज संदभᭅ होता ह।ै 

आंतᳯरक संदभᭅ का उपयोग करने के िलए, आंतᳯरक और बाहरी संदभᲄ के 

बीच बाहरी बफर ᮧदान ᳰकया जाना चािहए। 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.8V 

 िवभेदन: 14-िबट 

 डटेा दर: 5MSPS 

 इनपुट रᱶज: 2Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 

 डटेा िवलंबता: 8 ᭍लॉक साइकल 

 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 िबजली कᳱ खपत < 100mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm CMOS तकनीक 

 संकुल: 68 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.81° C/W 

 

14-िबट, 5 एम.एस.पी.एस., कम पावर पाइपलाइन एनालॉग से 

िडिजटल कनवटᭅर 
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उ᭜पाद िववरण 
12-िबट 8 एमएसपीएस एक मोनोिलिथक सीएमओएस एनालॉग-टू-
िडिजटल कनवटᭅर है जो एनालॉग इनपुट संकेतᲂ को 8 मेगा सᱹपल ᮧित 
सेकंड (एमएसपीएस) पर 12-िबट िडिजटल श᭣द मᱶ पᳯरवᳶतत करने 
मᱶ सᭃम ह ै और ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ᳰकया 
गया ह ै । यह कनवटᭅर िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक 
पाइपलाइन आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह।ै पावर डाउन सुिवधा 

िबजली कᳱ खपत को 50mW तक कम कर दतेा ह।ै अंतरा᭜मक इनपुट 

VREF (=CAPTE-CAPBE) के 4 गुने के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल 

िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करते ह।ᱹ इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ 

᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत कᳱ जाती ह।ै िचप को 1.9V, 1.65V 

और 1.4V के ᱨप मᱶ तीन बाहरी संदभᲄ कᳱ आव᭫यकता होती ह।ै 

िडवाइस मᱶ िचप वो᭨टेज संदभᭅ होता ह।ै आंतᳯरक संदभᭅ का उपयोग 

करने के िलए, आंतᳯरक और बाहरी संदभᲄ के बीच बाहरी बफर ᮧदान 

ᳰकया जाना चािहए। 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 12-िबट 

 डटेा दर: 8 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 2Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 

 डटेा िवलंबता: 8 ᭍लॉक साइकल 

 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 
 

 िबजली कᳱ खपत < 110mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (T): -55ºC से +125ºC A 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm CMOS तकनीक 

 संकुल: 68 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.81° C/W 

12-िबट, 8 एम.एस.पी.एस., कम पावर पाइपलाइन एनालॉग से 

िडिजटल कनवटᭅर  
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उ᭜पाद िववरण 

8-िबट 50MSPS एक मोनोिलिथक सीमॉस एनालॉग-टू-िडिजटल 

कनवटᭅर ह ै जो एनालॉग इनपुट िसᲨल को 50 मेगा सᱹपल ᮧित सेकंड 

(MSPS) पर 8-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ सᭃम ह ै और  

ᮧितᳲबबन एव ं संचार अनᮧुयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ह ै । यह कनवटᭅर 
िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन आ᳸कटे᭍चर का 

उपयोग करता ह ै । एकल 3.3V िबजली कᳱ आपᳶूत पर काम करते ᱟए, 

िडवाइस नाइᳰᲤ᭭ट दर पर 8-िबट ᮧभावी िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ै और 

<420mW िबजली कᳱ खपत करता ह।ै पावर डाउन सुिवधा िबजली कᳱ 

खपत को <15mW तक कम कर दतेी ह।ै अंतरा᭜मक इनपुट VREF 

(4*(CAPTE-CAPBE)) के 4 गुने के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल 

इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करते ह।ᱹ इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज 

ही अनुशंिसत कᳱ जाती ह।ै िचप को 1.9V, 1.65V और 1.4V के ᱨप मᱶ 

तीन बाहरी संदभᲄ कᳱ आव᭫यकता होती ह।ै िडवाइस मᱶ िचप वो᭨टेज 

संदभᭅ होता ह।ै आंतᳯरक संदभᭅ का उपयोग करने के िलए, आंतᳯरक और 

बाहरी संदभᲄ के बीच बाहरी बफर ᮧदान ᳰकया जाना चािहए।  

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 8-िबट 

 डटेा दर: 50 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 2Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 ऑन िचप वो᭨टेज संदभᭅ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 डटेा िवलंबता: 4 ᭍लॉक साइकल 

 िबजली कᳱ खपत < 420mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 68 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.81° C/W 

8-िबट, 50 एम.एस.पी.एस., कम पावर, पाइपलाइन एनालॉग से 

िडिजटल कनवटᭅर  
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उ᭜पाद िववरण 
8-िबट एस.ए.आर. एक मोनोिलिथक सीमॉस एनालॉग-टू-िडिजटल 
कनवटᭅर ह ै जो एनालॉग इनपुट िसᲨल को 1 मेगा सᱹपल ᮧित सेकंड 

(MSPS) पर 8-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ सᭃम ह ै और 

ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ह।ै यह कनवटᭅर एस.ए. आर. 

आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह,ै जो एकल 3.3V पावर स᭡लाई पर काम 

करता ह,ै िडवाइस 8-िबट ᮧभावकाᳯरता िवभेदन को नाइᳰᲤ᭭ट दर पर 

ᮧा᳙ करता ह ैऔर <10mW पावर कᳱ खपत करता ह।ै इनपुट 3.3V के 

बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करता ह।ै  इ᳥तम 
ᮧदशᭅन के िलए पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत कᳱ जाती ह।ै 

ए.एस.आई.सी. 0.18μm एस.सी.एल. सीमॉस मानक लॉिजक ᮧᳰᮓया मᱶ 

िनᳶमत ह।ै 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 8-िबट 

 डटेा दर: 1 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 3.3Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडडे 

 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 िबजली कᳱ खपत < 10mW 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 64 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.03° C/W 

 

 

 

 

 

8-िबट, 1 एम.एस.पी.एस. ᮓिमक सि᳖कटन एनालॉग स ेिडिजटल 
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उ᭜पाद िववरण 

12-िबट एस.ए.आर. एक मोनोिलिथक सीमॉस एनालॉग-टू-िडिजटल 

कनवटᭅर ह ै जो एनालॉग इनपुट िसᲨल को 1 मेगा सᱹपल ᮧित सेकंड 

(MSPS) पर 12-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ सᭃम ह ैऔर 

ᮧितᳲबबन अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत ह।ै यह कनवटᭅर एस.ए. आर. 

आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह,ै जो एकल 3.3V पावर स᭡लाई पर काम 

करता ह,ै िडवाइस 12-िबट ᮧभावकाᳯरता िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ै और 

<10mW पावर कᳱ खपत करता ह।ै इनपुट 3.3V के बराबर एक पूणᭅ 

᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करता ह।ै  इ᳥तम ᮧदशᭅन के िलए 

पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत कᳱ जाती ह।ै ए.एस.आई.सी. 0.18μm 

एस.सी.एल. सीमॉस मानक लॉिजक ᮧᳰᮓया मᱶ िनᳶमत ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 12-िबट 

 डटेा दर: 1 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 3.3Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडडे 

 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 

 िबजली कᳱ खपत < 10mW 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 64 िपन CQFP-J  

 θjc: 4.03° C/W 

 

 

  

12-िबट, 1 एम.एस.पी.एस., 4-कोर ᮓिमक-अनमुान -रिज᭭ᮝार 

(एस.ए.आर.) एनालॉग स ेिडिजटल कनवटᭅर  
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उ᭜पाद िववरण 

यह सी.सी.डी. अनुᮧयोगᲂ के िलए पूरी तरह से एकᳱकृत, उᲬ ᮧदशᭅन 

एनालॉग िसᲨल ᮧोसेसर ह।ै इसमᱶ एकल चैनल आ᳸कटे᭍चर ह ै िजसे 
सी.सी.डी. सरिणयᲂ के आउटपुट को सᱹपल करने और कंडीशन करने के 
िलए िडज़ाइन ᳰकया गया । इसमे िसᲨल पथ इनपुट के ᭣लैक लेवल सुधार 

के िलए कोᳯरलेटेड डबल सᱹपलर (CDS), 6-िबट ᮧोᮕामेबल गेन 

ए᭥पलीफायर (PGA) और 9-िबट ऑफ़सेट सुधार डी.ए.सी. का उपयोग 

करते ह।ᱹ पी.जी.ए. और ऑफ़सेट डी.ए.सी. को इनपुट के िलए गेन और 
ऑफ़सेट के अि᳇तीय मानᲂ कᳱ अनुमित दतेे ᱟए ᭭वतंᮢ ᱨप से ᮧोᮕाम 
ᳰकया जाता ह।ै  

 

आंतᳯरक रिज᭭टरᲂ को 4-वायर सीᳯरयल िडिजटल इंटरफ़ेस के मा᭟यम से ᮧोᮕाम ᳰकया जा सकता ह।ै एक 

ᮧोᮕामेबल फᳱचर मᱶ गेन एडज᭭टमᱶट, ᭣लैक लेवल सुधार, ᮧोᮕामेबल दरेी और इनपुट बᱹडिव᭙थ िनयंᮢण शािमल 

ह।ᱹ यह कनवटᭅर िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह।ै पावर 

डाउन सुिवधा िबजली कᳱ खपत को 25mW तक कम कर दतेी ह।ै अंतरा᭜मक इनपुट VREF (=CAPTE-

CAPBE) के 2 गुने के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करता ह।ै   

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 14-िबट 

 डटेा दर: 10 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 1Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 ऑन िचप वो᭨टेज संदभᭅ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 
 डटेा लेटᱶसी 9 ᭍लॉक साइकल 

 िबजली कᳱ खपत < 250mW 

 पावर डाउन मोड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 64 PGA गेन ᭭टेप 1 से 6 PGA गेन रᱶज 

 9 िबट ऑफ़सेट सुधार 

 ±60mV ऑफ़सेट सुधार 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 100 िपन CQFP  

 θjc: 0.99° C/W 

14-िबट, 10 एम.एस.पी.एस., सी.सी.डी. एनालॉग िसᲨल ᮧोससेर 

ऑन िचप वो᭨टेज सदंभᭅ के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 

यह सी.सी.डी. अनुᮧयोगᲂ के िलए पूरी तरह से एकᳱकृत, उᲬ ᮧदशᭅन 

एनालॉग िसᲨल ᮧोसेसर ह।ै इसमᱶ एकल चैनल आ᳸कटे᭍चर ह ै िजसे 
सी.सी.डी. सरिणयᲂ के आउटपुट को सᱹपल करने और कंडीशन करने के 
िलए िडज़ाइन ᳰकया गया । इसमे िसᲨल पथ इनपुट के ᭣लैक लेवल सुधार 

के िलए कोᳯरलेटेड डबल सᱹपलर (CDS), 6-िबट ᮧोᮕामेबल गेन 

ए᭥पलीफायर (PGA) और 9-िबट ऑफ़सेट सुधार डी.ए.सी. का उपयोग 

करते ह।ᱹ  
 

पी.जी.ए. और ऑफ़सेट डी.ए.सी. को इनपुट के िलए गेन और ऑफ़सेट के अि᳇तीय मानᲂ कᳱ अनुमित दतेे ᱟए 
᭭वतंᮢ ᱨप से ᮧोᮕाम ᳰकया जाता ह।ै आंतᳯरक रिज᭭टरᲂ को 4-वायर सीᳯरयल िडिजटल इंटरफ़ेस के मा᭟यम से 

ᮧोᮕाम ᳰकया जा सकता ह।ै एक ᮧोᮕामेबल फᳱचर मᱶ गेन एडज᭭टमᱶट, ᭣लैक लेवल सुधार, ᮧोᮕामेबल देरी और 

इनपुट बᱹडिव᭙थ िनयंᮢण शािमल ह।ᱹ यह कनवटᭅर िडिजटल ᮢुᳯट सुधार के साथ अंतरा᭜मक पाइपलाइन 

आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह।ै पावर डाउन सुिवधा िबजली कᳱ खपत को 25mW तक कम कर दतेी ह।ै 

अंतरा᭜मक इनपुट VREF (=CAPTE-CAPBE) के 2 गुने के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल िडफरᱶिशयल इनपुट ᳲ᭭वग 

ᮧदान करता ह।ै  िचप को 1.9V, 1.65V और 1.4V के ᱨप मᱶ तीन बाहरी संदभᲄ कᳱ आव᭫यकता होती ह।ै 

िडवाइस मᱶ िचप वो᭨टेज संदभᭅ ह।ै आंतᳯरक संदभᭅ का उपयोग करने के िलए, आंतᳯरक और बाहरी संदभᲄ के बीच 

बाहरी बफर ᮧदान ᳰकया जाना चािहए। 
िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 12-िबट 

 डेटा दर: 5 MSPS 

 इनपुट रᱶज: 1Vp-p िडफरᱶिशयल/ᳲसगल एंडेड 

 ऑन िचप वो᭨टेज संदभᭅ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपुट डेटा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी 
 डेटा लेटᱶसी 9 ᭍लॉक साइकल  

 िबजली कᳱ खपत < 170mW 

 पावर डाउन मोड 

 64 PGA गेन ᭭टेप 1 से 6 PGA गेन रᱶज 

 डी.ए.सी. िवभेदन पर 9 िबट ऑफ़सेट सुधार 

 DAC रᱶज पर ±60mV ऑफ़सेट सुधार 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 100 िपन CQFP  

 θjc: 0.99° C/W 

ᳲसगल चैनल,12-िबट, 5 एम.एस.पी.एस. सी.सी.डी. एनालॉग िसᲨल 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1605 एक दो चैनल (पूरक आउटपुट) पᳯरश᳍ुता पूणᭅतः एकᳱकृत 12 

िबट िडिजटल से एनालॉग कनवटᭅर ह ैिजसमᱶ 2mA का पूणᭅ ᭭केल करंट ह।ै 

इसमᱶ 1.2V का ऑन-िचप सटीक कम िᮟ᭢ट वो᭨टेज संदभᭅ ह।ै बाहरी संदभᭅ 

लागू करने के िलए ऑन-िचप संदभᭅ को अᭃम करने का िवक᭨प ह।ै 
डी.ए.सी. के िलए बेहतर ए.सी. िवशेषताएँ ᮧदान करने के िलए उᲬ गित 
ᳲसᮓोनाइज़ेशन के िलए लैच ᮧदान ᳰकए गए ह।ᱹ लैच को बायपास करने कᳱ 
ि᭭थित मᱶ लैच को अᭃम करने के िलए अितᳯरᲦ िवक᭨प ᮧदान ᳰकया गया 
ह।ै ऑन-िचप पावर ऑन रीसेट भी ᮧदान ᳰकया गया ह ैताᳰक पावर ऑन 
करने के समय िचप आउटपुट अ᭄ात ि᭭थित मᱶ न जाए। 

 

 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 िवभेदन: 12-िबट 

 डटेा दर: 20 MSPS 

 2mA पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज 

 पावर डाउन मोड 
 एक ᳰद᳥ता कᳱ गारंटी 

 

 पावर ऑन रीसेट 

 ऑन िचप 1.2V संदभᭅ 

 पावर डाउन सुिवधा 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 संकुल: 64 िपन CERQUAD  

 θjc: 0.99° C/W 

 

 

  

12 िबट, 20 एम.एस.पी.एस. िडिजटल से एनालॉग कनवटᭅर 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1218-0 एक सटीक, िव᭭तृत रᱶज, िस᭏मा-ड᭨ेटा, एनालॉग-टू-िडिजटल 

कनवटᭅर ह ै िजसमᱶ 3.0V से 3.6V तक 24-िबट िवभेदन ह।ै इसमᱶ पूरी 

तरह से चार अंतर म᭨टी᭡ले᭍स चैनल ह।ᱹ पी.जी.ए. (ᮧोᮕामेबल गेन 

ए᭥पलीफायर) बाइनरी ᭭टे᭡स मᱶ 1 से 128 तक के चयन यो᭏य लाभ ᮧदान 

करता ह,ै िजसमᱶ पी.जी.ए. 1 पर 19 िब᭗स का ᮧभावी िवभेदन और 

2048 का ओ.एस.आर ह।ै  

 

 

यह दसूरे ᮓम के िस᭏मा डे᭨टा मॉᲽूलेटर का उपयोग करता ह ैजो एनालॉग इनपुट िसᲨल को िडिजटल प᭨स ᮝेन मᱶ 
पᳯरवᳶतत करता ह ैिजसका औसत Ჽूटी साइᳰकल िडिजटाइ᭔ड िसᲨल सूचना का ᮧितिनिध᭜व करता ह।ै ᳰफर प᭨स 

ᮝेन को िडिजटल आउटपुट बनाने के िलए िडिजटल sinc3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा ᮧोसेस ᳰकया जाता ह।ै िडिजटल ᳰफ़᭨टर के 

डसेीमॉन अनुपात को उपयोगकताᭅ ᳇ारा या तो उᲬ सटीकता या उᲬ ᮣूपुट ᮧा᳙ करने के िलए ᮧोᮕाम ᳰकया जा 

सकता ह।ै SC1218-0 मᱶ िडिजटल ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशांकन ह।ै सीᳯरयल इंटरफ़ेस एस.पी.आई. 

(SPI) के अनुकूल ह ै। इसे सभी िसᲨल इनपटु को ᮓिमक ᱨप से ᮓमवीᭃण करने के िलए संᱨिपत ᳰकया जा सकता 

ह,ै िजसमᱶ ᭠यूनतम संचार ओवरहडे होता ह।ै 

िवशषेताएं 

 24 िब᭗स कोई S1 कोड िमᳲसग नहᱭ 

 0.003% INL 

 19 िब᭗स ᮧभावी िवभेदन (PGA = 1, 

OSR=2048) 

 12 िब᭗स (PGA = 128, OSR=2047) 

 PGA 1 से 128 तक (बाइनरी ᭭टे᭡स) 

 20KSPS तक ᮧोᮕाम करने यो᭏य डेटा आउटपुट 

दर 

 सटीक ऑन-िचप 1.22V संदभᭅ सटीकता: 1.5% 

 अपवाह (िᮟ᭢ट): REFOUT का ±20ppm 

 बाहरी अंतरा᭜मक संदभᭅ 2.5V तक 

 ऑन-िचप अंशांकन 

 SPI संगत 

 3.0V से 3.6V 

 िवᳰकरण कठोरन (TID) 300 KRAD तक 

 SEL/SEU ᮧितरᭃा 50 LET MEV- 

cm2/mg तक 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 ESD सुरᭃा ±3KV HBM तक 

 Θx =3.7°C/W 

4 चनैल, 24-िबट Σ-Δ एनालॉग िडिजटल कनवटᭅर (िवᳰकरण कठोरन) 
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उ᭜पाद िववरण 

RDAS एक सटीक, िव᭭तृत रᱶज, िस᭏मा-ड᭨ेटा, एनालॉग-टू-िडिजटल 

कनवटᭅर ह ै िजसमᱶ 24-िबट िवभेदन ह ै जो सᱶसर िसᲨल कंडीशᳲनग 

एि᭡लकेशन के िलए 2.97 V से 3.6V तक काम करता ह।ै इसमᱶ पूरी तरह 

से चार अंतरा᭜मक म᭨टी᭡ले᭍स चैनल ह।ᱹ पी.जी.ए. (ᮧोᮕामेबल गेन 

ए᭥पलीफायर) बाइनरी ᭭टे᭡स मᱶ 1 से 128 के चयन यो᭏य लाभ ᮧदान 

करता ह,ै िजसमᱶ PGA 1 पर 19 िब᭗स का ᮧभावी िवभेदन और 2048 

का ओ.एस.आर. होता ह।ै  

 

यह दसूरे ᮓम के िस᭏मा डे᭨टा मॉᲽूलेटर का उपयोग करता ह ैजो एनालॉग इनपुट िसᲨल को िडिजटल प᭨स ᮝेन मᱶ 
पᳯरवᳶतत करता ह ैिजसका औसत Ჽूटी साइᳰकल िडिजटाइ᭔ड िसᲨल सूचना का ᮧितिनिध᭜व करता ह।ै ᳰफर प᭨स 

ᮝेन को िडिजटल आउटपुट बनाने के िलए िडिजटल sinc3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा ᮧोसेस ᳰकया जाता ह।ै िडिजटल ᳰफ़᭨टर के 

डसेीमॉन अनुपात को उपयोगकताᭅ ᳇ारा या तो उᲬ सटीकता या उᲬ ᮣूपुट ᮧा᳙ करने के िलए ᮧोᮕाम ᳰकया जा 

सकता ह।ै SC1213-0 मᱶ िडिजटल ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशंकन ह।ै इसमᱶ ऑफ़सेट को एडज᭭ट करने के 

िलए 8 िबट इनपुट ऑफ़सेट डी.ए.सी. और तीन अलग-अलग रᱶज के साथ दो 8-िबट धारा डी.ए.सी. भी शािमल ह।ᱹ 

सीᳯरयल इंटरफ़ेस एस.पी.आई. (SPI) अनुकूल ह।ै 

िवशषेताएं 
 4 म᭨टी᭡ले᭍᭭ड िडफरᱶिशयल इनपुट चैनल 

 24 िब᭗स Σ-Δ ADC 

 कोई कोड गायब नहᱭ ह ै

 PGA 1 से 128 तक (बाइनरी ᭭टे᭡स) 

 ᮧ᭜येक PGA पर 8-िबट इनपुट ऑफसेट DAC 

 दो 8 िब᭗स IDAC (तीन अलग-अलग रᱶज) 

 0.020% INL 

 19 िब᭗स EBOB (PGA = 1, OSR=2048) 

 12 िब᭗स ENOB (PGA = 128, OSR=2047) 

 5KSPS तक ᮧोᮕामेबल डटेा दर ऑन-िचप 

अंशांकन 

 सटीक ऑन-िचप 1.22V संदभᭅ सटीकता: 

1.0%, िᮟफ़: ±40ppm  

 ऑन-िचप अंशांकन 

 SPI संगत 

 2.97V से 3.6V 

 िबजली कᳱ खपत < 10mW 

 
 

4 चनैल, 24-िबट Σ-Δ ADC इनपुट ऑफसटे DAC (RDAS) के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 
म᭨टी-कोर रीकॉि᭠फ़गरेबल डटेा अिधᮕहण ᮧणाली (म᭨टी-कोर आरडीएएस) एक 

पूरी तरह से एकᳱकृत डटेा अिधᮕहण ᮧणाली ह।ै इसमᱶ 16 उᲬ िवभेदन के िस᭏मा 

ड᭨ेटा (ƩΔ) एडीसी, 32 आठ िब᭗स आईडीएसी के साथ-साथ ᮧ᭜येक ƩΔ एडीसी 

के िलए अंशकंन और ओवर-रᱶज िडटे᭍शन यूिनट शािमल ह।ᱹ उपयोगकताᭅ चार 
िब᭗स चैनल पते का उपयोग करके एस.पी.आई. इंटरफ़ेस के मा᭟यम स ेᳰकसी भी 
एडीसी के साथ संवाद कर सकता ह।ै  

संचालन के दो तरीके ह:ᱹ ᮧोᮕाम मोड और ᭢लाइट मोड। उपयोगकताᭅ ᮧाथिमक इनपुट िपन के मा᭟यम स ेᳰकसी भी मोड का 

चयन कर सकता ह।ै ᮧोᮕाम मोड के दौरान, उपयोगकताᭅ सभी एडीसी कोर और आईडीएसी को ᮧोᮕाम कर सकता ह ैऔर 

᭢लाइट मोड के दौरान उपयोगकताᭅ लगातार डटेा पढ़ सकता ह।ै ᮧ᭜येक ƩΔ ए.डी.सी. एक ᮧोᮕामेबल गने ए᭥᭡लीफायर 

(पी.जी.ए.) और ऑन-िचप ऑफ़सेट और गने अंशंकन के साथ दसूरे ᮓम के मॉᲽूलेटर का उपयोग करता ह।ै ƩΔ मॉᲽूलेटर 

एनालॉग इनपुट िसᲨल को 1s और 0s कᳱ एकल िबट ᭭ᮝीम मᱶ पᳯरवᳶतत करता ह ैजहाँ 1s और 0s का घन᭜व िडिजटाइ᭔ड 

जानकारी को दशाᭅता ह।ै मॉᲽूलेटर से एकल िबट डटेा को ᳰफर एक िडिजटल Sinc3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा संसािधत ᳰकया जाता ह ै

ताᳰक 24 िब᭗स िडिजटल आउटपटु का उ᭜पादन ᳰकया जा सके। ƩΔ ए.डी.सी. कᳱ आउटपटु डटेा दर ᮧोᮕाम करने यो᭏य ह।ै 

ᮧ᭜येक 8-िबट करंट डी.ए.सी. तीन अलग-अलग ᮰ेिणयᲂ के साथ उपल᭣ध ह:ै 0.5mA, 1mA और 2mA। 

िवशषेताएं 
 सोलह ƩΔ ADCs  
 24 िब᭗स िवभेदन 
 कोई कोड गायब नहᱭ ह ै
 PGA 1 से 128 तक (बाइनरी ᭭टे᭡स) 
 ᮧोᮕाम करने यो᭏य आउटपटु डटेा दर 
 INL: 0.005% 

 19 िब᭗स EBOB (PGA = 1, OSR=2047) 
 ऑन-िचप ऑफ़सेट और गने अंशंकन 
 डटेा फ़ॉमᱷट चयन 
 बᱫीस IDACs 

 0.5 mA, 1mA और 2mA कᳱ ᮧोᮕाम करने यो᭏य पूणᭅ ᭭केल रᱶज। 

 सटीक ऑन-िचप 1.22V संदभᭅ  

 सटीकता: 1.7%, िᮟफ़: ±80ppm  

 ऑन-िचप 1.8V वो᭨टेज रेगुलेटर 
 ᮧोᮕाम और ᮆलाइट मोड ऑपरेशन 
 SPI संगत 

 आपᳶूत वो᭨टेज 3.0V से 3.6V  

 िबजली कᳱ खपत < 10mW 

 180nm SCL CMOS मानक तकᭅ  
ᮧᳰᮓया 
 θJC =0.88°C/W 

16 चैनल एक साथ ᮧितचयन 24 िबट Σ-Δ ADC 

(म᭨टी-कोर RDAS1.1) 
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उ᭜पाद िववरण 

ऑ᭍टल-कोर हाई ᮨᳱᲤᱶसी रीकॉि᭠फ़गरेबल डेटा अिधᮕहण ᮧणाली (OC 

HF RDAS) एक पूरी तरह से एकᳱकृत डेटा अिधᮕहण ᮧणाली ह।ै इसमᱶ 

8 उᲬ िवभेदन वाले िस᭏मा ड᭨ेटा (ƩΔ) ए.डी.सी. शािमल ह,ᱹ साथ ही 

ᮧ᭜येक ƩΔ ए.डी.सी. के िलए अंशंकन और ओवर-रᱶज िडटे᭍शन यूिनट भी 

शािमल ह।ै उपयोगकताᭅ तीन िबट चैनल एᮟेस का उपयोग करके 

एस.पी.आई (SPI) इंटरफ़ेस के मा᭟यम से ᳰकसी भी ए.डी.सी. के साथ 

संवाद कर सकता ह।ै  

 

 

संचालन के दो तरीके ह:ᱹ ᮧोᮕाम मोड और ᮆलाइट मोड। उपयोगकताᭅ ᮧाथिमक इनपुट िपन के मा᭟यम से ᳰकसी भी 

मोड का चयन कर सकता ह।ै ᮧ᭜येक ƩΔ ए.डी.सी. एक ᮧोᮕामेबल गेन ए᭥पलीफायर (पी.जी.ए.) के साथ दसूरे ᮓम 

के मॉᲽूलेटर का उपयोग करता ह।ै ƩΔ मॉᲽूलेटर एनालॉग इनपुट िसᲨल को िडिजटल प᭨स ᮝेन मᱶ पᳯरवᳶतत 

करता ह ैिजसका औसत Ჽूटी साइᳰकल िडिजटाइ᭔ड िसᲨल सूचना का ᮧितिनिध᭜व करता ह।ै ᳰफर प᭨स ᮝेन को 

िडिजटल आउटपुट बनाने के िलए िडिजटल साइन 5 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा संसािधत ᳰकया जाता ह।ै ƩΔ ए.डी.सी. कᳱ 

आउटपुट डेटा दर ᮧोᮕाम करने यो᭏य ह।ै 

िवशषेताएं 

 आठ ƩΔ ADCs  
 24 िब᭗स िवभेदन 
 PGA 1 से 128 तक (बाइनरी ᭭टे᭡स) 
 ᮧोᮕाम करने यो᭏य आउटपुट डटेा दर 
 INL: 0.01% 

 19 िब᭗स EBOB (PGA = 1, OSR=2047) 
 ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशंकन 
 ओवर रᱶज िडटे᭍शन 
 डटेा फ़ॉमᱷट चयन 
 

 सटीक ऑन-िचप 1.22V संदभᭅ  

 सटीकता: ±2.5%, िᮟफ़: 50 ppm  

 ऑन-िचप 1.8V वो᭨टेज रेगुलेटर 
 ᮧोᮕाम और ᮆलाइट मोड ऑपरेशन 
 SPI संगत 

 आपᳶूत वो᭨टेज 3.0V से 3.6V  

 θ =1.81°C/W 

 

 

ऑ᭍टल-कोर हाई ᯋᳱᲤᱶ सी रीकॉि᭠फ़गरेबल डटेा अिधᮕहण ᮧणाली  
(OC HFRDAS) 
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उ᭜पाद िववरण 

ᮧेशर सᱶसर िसᲨल कंडीशनर (PSSC) को िसᲨल कंडीशᳲनग और ᮧेशर सᱶसर 

आउटपुट डेटा के िडिजटल ᱨपांतरण के िलए िवकिसत ᳰकया गया है। इसमᱶ 2 

उᲬ िवभेदन वाले िस᭏मा ड᭨ेटा (ƩΔ) ADC, 2 आठ िबट IDAC के साथ-

साथ ᮧ᭜येक ƩΔ ADC के िलए अंशंकन और ओवर-रᱶज िडटे᭍शन यिूनट 

शािमल ह।ᱹ उपयोगकताᭅ एक िबट चैनल एᮟेस का उपयोग करके एस.पी.आई. 

(SPI) इंटरफ़ेस के मा᭟यम से ᳰकसी भी ए.डी.सी. के साथ संवाद कर सकता 

ह।ै संचालन के दो तरीके ह:ᱹ ᮧोᮕाम मोड और ᮆलाइट मोड। उपयोगकताᭅ   

ᮧाथिमक इनपुट िपन के मा᭟यम से ᳰकसी भी मोड का चयन कर सकता ह।ै ᮧ᭜येक ƩΔ ADC एक ᮧोᮕामेबल गने 

ए᭥पलीफायर (पी.जी.ए.) और ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशंकन के साथ दसूरे ऑडᭅर मॉᲽूलेटर का उपयोग करता 

ह।ै यह एनालॉग इनपुट िसᲨल को िडिजटल प᭨स ᮝेन मᱶ पᳯरवᳶतत करता ह ै िजसका औसत Ჽूटी साइᳰकल 
िडिजटाइ᭔ड िसᲨल सूचना का ᮧितिनिध᭜व करता है। ᳰफर प᭨स ᮝेन को िडिजटल आउटपुट बनाने के िलए िडिजटल 

sinc3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा संसािधत ᳰकया जाता है। ƩΔ ए.डी.सी.कᳱ आउटपुट डेटा दर ᮧोᮕाम करने यो᭏य ह।ै ᮧ᭜येक 8-िबट 

करंट ए.डी.सी. तीन अलग-अलग ᮰ेिणयᲂ के साथ उपल᭣ध ह:ै 0.5mA, 1mA और 2mA। िडवाइस इंटरफ़ेस 

ए.पी.आई. (SPI) संगत ह।ै 

िवशषेताएं 

 दो  ƩΔ ADCs  
 24 िब᭗स िवभेदन 
 PGA 1 से 128 तक (बाइनरी ᭭टे᭡स) 
 ᮧोᮕाम करने यो᭏य आउटपुट डेटा दर 
 INL: 0.03% 

 19 िब᭗स EBOB (PGA = 1, OSR=2047) 
 ऑन-िचप ऑफ़सेट और गेन अंशंकन 
 ओवर रᱶज िडटे᭍शन 
 डेटा फ़ॉमᱷट चयन 
 दो ऑफ़सेट DACs (ODACs) 8 िब᭗स 

िवभेदन 

 ᮧ᭜येक PGA पर पूणᭅ ᭭केल रᱶज के आधे तक 
ᮧोᮕामेबल। 
 दो करंट DAC (IDAC) 8 िब᭗स िवभेदन 

 0.5mA, 1mA और 2mA फुल ᮧोᮕामेबल ᭭केल रᱶज। 

 सटीक ऑन-िचप 2.5V संदभᭅ 

 सटीकता: ±1%, िᮟ: ±36ppm/⁰C 
 ऑन िचप तापमान सᱶसर 
 ᮧोᮕाम और ᮆलाइट मोड ऑपरेशन 
 SPI संगत 

 आपूᳶत वो᭨टेज 3.0V से 3.6V 

2 चनैल एक साथ नमूनाकरण 24 िबट Σ-Δ एडीसी ᮧशेर सᱶसर िसᲨल 

कंडीशनर (पी.एस.एस.सी.) 
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उ᭜पाद िववरण 
ए᭍सेलेरोमीटर िसᲨल कंिडशनर (ए.एस.सी.) एक िस᭏मा ड᭨ेटा मॉᲽूलेटर 

आधाᳯरत उᲬ िवभेदन कैपिेसटᱶस-टू-िडिजटल कनवटᭅर ह।ै यह इनपटु से जुड़े 
अंतरा᭜मक धाᳯरता (िडफरᱶिशयल कैपिेसटᱶस) मᱶ पᳯरवतᭅन को महसूस करता ह ै
और इस पᳯरवतᭅन के िलए एक 24 िबट िडिजटल कोड का उ᭜पादन करता ह।ै यह 
िडवाइस म᭥ेस आधाᳯरत ᭜वरणमापी के धाᳯरता पᳯरवतᭅन को महससू करने के 
िलए िवकिसत कᳱ गई ह ैऔर इसका उपयोग अ᭠य समान अनुᮧयोगᲂ मᱶ भी ᳰकया 
जा सकता ह।ै   

महसूस कᳱ जाने वाली धाᳯरता को सीध ेइस िडवाइस के इनपुट से जोड़ा जा सकता है। ए.एस.सी. मᱶ सकंेड ऑडᭅर िस᭏मा 

ड᭨ेटा (ƩΔ) मॉᲽूलेटर शािमल ह।ै ƩΔ मॉᲽूलेटर इनपुट अतंरा᭜मक धाᳯरता मᱶ अंतर को िडिजटल 1 िबट प᭨स ᮝेन मᱶ 

पᳯरवᳶतत करता ह ैिजसका औसत Ჽूटी साइᳰकल िडिजटाइ᭔ड िसᲨल सूचना का ᮧितिनिध᭜व करता ह।ै ᳰफर प᭨स ᮝेन को 

िडिजटल आउटपटु बनाने के िलए िडिजटल Sinc3 ᳰफ़᭨टर ᳇ारा संसािधत ᳰकया जाता ह।ै 

िवशषेताएं 
 24 िब᭗स कोई कोड गायब नहᱭ 
 पूणᭅ ᭭केल इनपुट कैपिेसटᱶस रᱶज CFS 4pf तक 

 नाममाᮢ धाᳯरता परास C0 17.75pf तक 

 • INL: 0.04% 

 • 18 िब᭗स ᮧभावी िवभेदन 

 • ᮧोᮕामेबल डटेा आउटपुट दर 8kSPS तक 
 

 ऑन िचप तापमान सᱶसर   
 ऑन-िचप ऑफ़सेट और गने अंशंकन 
 SPI संगत 

 3.0v से 3.6v 

 180nm एस.सी.एल. सीमॉस मानक लॉिजक ᮧोसेस 

 ESD सुरᭃा ±3kv HBM तक 

 

 

  

ᳲसगल चैनल 24 िबट कैपेिसटᱶस टू िडिजटल क᭠वटᭅर (ए.एस.सी.) 
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उ᭜पाद िववरण 
10-िबट एस.ए.आर. एक मोनोिलिथक सीमॉस एनालॉग-टू-िडिजटल कनवटᭅर ह ै
जो एनालॉग इनपुट िसᲨल को सीᳯरयल और परेैलल मोड मᱶ 1.5 मेगा सᱹपल 

ᮧित सेकंड (एम.एस.पी.एस) तक 10-िबट िडिजटल वडᭅ मᱶ पᳯरवᳶतत करने मᱶ 

सᭃम ह।ै यह कनवटᭅर एक एस.ए.आर. आ᳸कटे᭍चर का उपयोग करता ह,ै जो 

एकल 3.3V पावर स᭡लाई पर काम करता ह,ै िडवाइस 10-िब᭗स ᮧभावकाᳯरता 

िवभेदन ᮧा᳙ करता ह ैऔर <5mW पावर कᳱ खपत करता ह।ै इनपुट 0.65V से 

2.65V के बराबर एक पूणᭅ ᭭केल इनपुट ᳲ᭭वग ᮧदान करते ह।ᱹ इ᳥तम ᮧदशᭅन के 

िलए पूणᭅ ᭭केल इनपुट रᱶज ही अनुशंिसत कᳱ जाती ह ै । ए.एस.आई.सी.  

180nm एस.सी.एल. सीमॉस मानक लॉिजक ᮧोसेस मᱶ िनᳶमत ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 
 ᳯरज़ॉ᭨यूशन: 10-िबट 
 डटेा दर: 1.5MSPS 

 इनपुट रᱶज: 4Vp-p अंतर समा᳙ 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 

 आउटपटु डटेा ᮧाᱨप: ᭭ᮝेट बाइनरी (सीᳯरयल और समानांतर) 
 िबजली कᳱ खपत < 5mW 

 SCL कᳱ 180nm CMOS तकनीक 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 64 िपन CQFP मᱶ पैक ᳰकया गया 

 

 

  

10-िबट, 1.5 एम.एस.पी.एस., ᮓिमक-अनुमान-रिज᭭ᮝार 
(एस.ए.आर.) एनालॉग स ेिडिजटल कनवटᭅर 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1260-0T2 िडवाइस एक कम-शिᲦ वाला सात चैनल सीमॉस 12-िबट 

ᮓिमक अनुमािनत एनालॉग-टू-िडिजटल कनवटᭅर ह,ै जो 50kSPS से 1MSPS 

कᳱ ᱨपांतरण ᮣूपुट दरᲂ के िलए िन᳸द᳥ ह।ै कनवटᭅर ᮓिमक अनुमािनत रिज᭭टर 
आ᳸कटे᭍चर पर आधाᳯरत ह ै िजसमᱶ एक आंतᳯरक ᮝैक-एडं-हो᭨ड स᳸कट ह।ै 

िडवाइस को IN0 से IN6 इनपुट पर सात इनपुट िसᲨल ᭭वीकार करने के िलए 

संᱨिपत ᳰकया जा सकता ह ैऔर 16 ᭍लॉक चᮓᲂ कᳱ नाममाᮢ अविध मᱶ 12-िबट 
ᮓिमक अनुमािनत एनालॉग-टू-िडिजटल ᱨपांतरण करता ह।ै  

 

आउटपटु सीᳯरयल डटेा सीधा बाइनरी ह ैऔर सीᳯरयल इंटरफेस के साथ संगत ह।ै 12-िबट िडिजटल आउटपुट मᱶ एक िᮢ-

ि᭭थित िनयंᮢण ह ैजो कई SC1260-0T2 के कने᭍शन कᳱ अनुमित दतेा ह।ै यह कई सᱶसर वो᭨टेज रीᳲडग को िडिजटल 

ᮧोसेसर डटेा बस से जोड़ने कᳱ ᭃमता ᮧदान करता ह।ै पूणᭅ-᭭केल रᱶज एनालॉग स᭡लाई वो᭨टेज ᳇ारा िनधाᭅᳯरत कᳱ जाती ह।ै 

एनालॉग स᭡लाई (VA) 3.0 V से 3.3V तक हो सकती ह,ै और िडिजटल स᭡लाई (VD) 3.0 V से VA तक हो सकती ह।ै 

3.3V स᭡लाई का उपयोग करने पर सामा᭠य िबजली कᳱ खपत 16MHz SCLK के िलए <20mW और 1MHz SCLK के 

िलए <7mW ह।ै 

िवशषेताएं 
 ᳯरज़ॉ᭨यूशन: 12 िब᭗स 
 सᱹपᳲलग ᯋᳱᲤᱶसी: 50KSPS से 1MSPS 
 कोई कोड गुम न होने कᳱ गारंटी 
 आउटपटु डटेा फ़ॉमᱷट: ᭭ᮝेट बाइनरी 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V 

 इनपुट रᱶज: 3.3V ᳲसगल एडंडे 

 16MHz SCLK के िलए <20mW और 1MHz SCLK के 

िलए <7mW पर िबजली कᳱ खपत 

 Øjc=7.1° C/W 

 तकनीक: 180nm एस.सी.एल. सीमॉस मानक लॉिजक 

 ᮧᳰᮓया -55ºC से +125ºC 

 संकुल: 16 लीड ᮆलैट , 48 िपन CFP 

 

 

 

12-िबट, 1 एम.एस.पी.एस., 7-चैनल स᭍सेिसव-अᮧोि᭍समशेन-
रिज᭭ᮝार (एस.ए.आर.) एनालॉग टू िडिजटल क᭠वटᭅर 
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उ᭜पाद िववरण 
SC9023-0 एक एकᳱकृत 12-िबट 200 एम.एस.पी.एस. िडिजटल-टू-एनालॉग 

कनवटᭅर ह ैिजसमᱶ 2mA से 20mA तक का Ჷूनेबल फुल-᭭केल आउटपटु करंट ह ै

और इसमᱶ दो परूक आउटपुट ह।ᱹ इसमᱶ 1.2V का ऑन-िचप सटीक कम वो᭨टेज 

संदभᭅ ह।ै SC9023-0 बाहरी संदभᭅ के साथ भी काम कर सकता ह।ै यᳰद बाहरी 

संदभᭅ स᳸कटरी अपने संचालन और सटीकता मᱶ बेहतर ह ैतो यह DC सटीकता मᱶ 

सुधार कर सकता ह।ै ए.डी.सी. के िलए बेहतर AC िवशषेताए ँᮧदान करने के 

िलए उᲬ गित वाले ᳲसᮓोनाइज़ेशन के िलए लैच ᮧदान ᳰकए गए ह।ᱹ 

ए.एस.आइ.सी. 180nm एस.सी.एल. सीमॉस तकनीक मᱶ िनᳶमत ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज: 3.3V/1.8V 
 िवभेदन: 12 िब᭗स 
 डटेा दर: 200MSPS 

 पूणᭅ ᭭केल धारा: 2mA से 20mA 

 िचप वो᭨टेज संदभᭅ पर 
 इनपुट ᭭ᮝेट बाइनरी ᮧाᱨप 
 संकुल: 64 िपन CQFP 

 िवᳰकरण कठोरन (TID) 300 Krad (Si) तक 

 

 

  

12-िबट 200 एमएसपीएस करंट ᭭टीयᳳरग डीएसी (िडिजटल से 
एनालॉग कनवटᭅर) 
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अंतरापृ᳧, पयᭅवेᭃी, 
ᮧवधᭅक एवं पᳯरचालक 
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उ᭜पाद िववरण 
RS422 (SC1604-0) एक कम पावर िडफरᱶिशयल लाइन ᮝांसीवर ह ैिजसकᳱ 

अिभक᭨पना म᭨टी-पॉइंट डटेा ᮝांसिमशन मानक RS422 अनुᮧयोगᲂ के िलए कᳱ 

गई ह।ै सीमॉस अिभक᭨प ई.एस.डी. ᭃित के िखलाफ़ मजबूती का ᭜याग ᳰकए 
िबना अपने ि᳇ᮥुवीय समकᭃ पर मह᭜वपणूᭅ िबजली कᳱ बचत ᮧदान करता ह।ै 
यह सᳰᮓय-उᲬ या सᳰᮓय-िन᳜ इनपुट का िवक᭨प ᮧदान करता ह।ै िडवाइस को 

5 मेगाह᭗जᭅ तक ि᭭वᳲचग दरᲂ पर लाइन/बस ᮝांसिमशन के िलए अिभकि᭨पत 

ᳰकया गया ह।ै िडवाइस -55°C से +125°C तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ काम 

कर सकता ह ैऔर इसका संकुलन िसरेिमक-16 िपन संकुल मᱶ ᳰकया गया ह।ै 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल 3.3V VCC से संचािलत होता ह ै

 एकᳱकृत 3.3V से 1.8V रैिखक वो᭨टेज िनयामक 

 5 MHz तक ि᭭वᳲचग दर 

 10 MBPS तक ᮝांसिमशन दर 

 संपूणᭅ पावर स᭡लाई रᱶज मᱶ 400mV कᳱ ᳯरसीवर इनपुट संवेदनशीलता कᳱ गारंटी 

 RS422 अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत  
 ᳯरसीवर इनपुट को खुला छोड़ने पर भी दोष सरुᭃा लᭃण उᲬ आउटपटु ि᭭थित कᳱ गारंटी दतेा ह ै 
 कॉमन मोड आउटपटु वो᭨टेज रᱶज: 0V से 3V 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

 

 

 

 

 

RS422 ᮝांसीवर 
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उ᭜पाद िववरण 
Ფाड RS-422 (SC1011-0) एक िडफरᱶिशयल लाइन ᮟाइवर ह ै जो 3.3V 

पावर स᭡लाई के साथ काम करता ह।ै सᭃम फ़ं᭍शन सभी चार ᮟाइवरᲂ के िलए 
सामा᭠य ह ैऔर सᳰᮓय-उᲬ या सᳰᮓय-िन᳜ इनपुट का िवक᭨प ᮧदान करता ह।ै 
ᮧ᭜येक ᮟाइवर मᱶ फुलडु᭡ले᭍स बस संचार िडज़ाइन के िलए एक अलग इनपुट और 

आउटपटु िपन ह।ै िडवाइस को 5 मेगाह᭗जᭅ तक ि᭭वᳲचग दरᲂ पर संतुिलत बस 

ᮝांसिमशन के िलए िडज़ाइन ᳰकया गया ह।ै िडवाइस -55 िडᮕी सेि᭨सयस स े

+125 िडᮕी सेि᭨सयस तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ काम कर सकता ह ैऔर इसका 

संकुलन िसरेिमक-16 िपन  संकुल मᱶ ᳰकया गया ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल 3.3V VCC से संचािलत होता ह ै

 5 MHz तक ि᭭वᳲचग दर 

 10 MBPS तक ᮝांसिमशन दर 
 िडफरᱶिशयल-᭭टेट आउटपटु 
 म᭨टीपॉइंट बस ᮝांसिमशन के िलए िडज़ाइन ᳰकया गया 
 कॉमन मोड आउटपटु वो᭨टेज रᱶज: 0V से 3V 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

 

 

  

Ფाड RS422 ᮟाइवर 
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उ᭜पाद िववरण 
RS485 (SC1603-0) एक कम पावर िडफरᱶिशयल लाइन ᮝांसीवर ह ै िजस े

म᭨टी-पॉइंट डटेा ᮝांसिमशन मानक RS485 अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत 

ᳰकया गया ह।ै सᭃम फ़ं᭍शन ᮝांसमीटर और ᳯरसीवर दोनᲂ लाइनᲂ के िलए 
अलग-अलग ह।ै यह सᳰᮓय-उᲬ या सᳰᮓय-िन᳜ इनपुट का िवक᭨प ᮧदान करता 

ह।ै िडवाइस को 5 मेगाह᭗जᭅ तक ि᭭वᳲचग दरᲂ पर लाइन/बस ᮝांसिमशन के िलए 

िडज़ाइन ᳰकया गया ह।ै िडवाइस -55°C से +125°C तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ 

काम कर सकता ह ैऔर इसका संकुलन िसरेिमक-16 िपन संकुल मᱶ ᳰकया गया ह।ै 
 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल 3.3V VCC से संचािलत होता ह ै

 एकᳱकृत 3.3V से 1.8V रैिखक वो᭨टेज िनयामक 

 5 MHz तक ि᭭वᳲचग दर 

 10 MBPS तक ᮝांसिमशन दर 

 संपूणᭅ पावर स᭡लाई रᱶज मᱶ 200mV कᳱ ᳯरसीवर इनपुट संवेदनशीलता कᳱ गारंटी 

 RS485 अनुᮧयोगᲂ के िलए अिभकि᭨पत  
 ᳯरसीवर इनपुट को खुला छोड़ने पर भी दोष सरुᭃा लᭃण उᲬ आउटपटु ि᭭थित कᳱ गारंटी दतेा ह ै 
 कॉमन मोड आउटपटु वो᭨टेज रᱶज: 0V से 3V 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

  

  

RS485 ᮝांसीवर 
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उ᭜पाद िववरण 
एᮟसेेबल ᳲसᮓोनस / एᳲसᮓोनस िडफरᱶिशयल ᳯरसीवर (ए.एस.डी.आर.) एक 
िम᭍᭭ड िसᲨल ए.एस.आई.सी. ह ै िजसे ᮧौ᳒ोिगकᳱ िवकार पᳯरयोजना 

(टी.डी.पी.) के तहत िवकिसत ᳰकया जा रहा ह।ै इसमᱶ तीन RS422 

िडफरᱶिशयल ᳯरसीवर, एक RS422 िडफरᱶिशयल ᮝांसमीटर, िडिजटल सीᳯरयल 

टू पैरेलल क᭠वटᭅर, ऑन िचप ऑिसलेटर, लीिनयर वो᭨टेज रेगुलेटर (LVR) और 

पावर ऑन रीसेट स᳸कट ह।ै ए.एस.आई.सी. तीन RS422 िडफरᱶिशयल इनपुट 

लेता ह ैऔर इसे अलग-अलग मोड के साथ 16 िबट सीमॉस पैरेलल िसᲨल मᱶ 

बदल दतेा ह।ै 

मोड-0: 24 िबट कᳱ ᭭ᮝोब िवथᭅ के साथ 24 िबट डटेा ᳲसक,  

मोड-1: 1 िबट कᳱ ᭭ᮝोब िवथᭅ के साथ 24 िबट डटेा ᳲसक,  

मोड-2: गेटेड ᭍लॉक के साथ 16 िबट डटेा ᳲसक,  

मोड-3: एᳲसᮓोनस 8 िबट य.ूए.आर.टी. (UART) 

 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसᮓोनस / एᳲसᮓोनस सीᳯरयल (RS422) स ेिविभ᳖ मोड के साथ समानांतर कनवटᭅर  
 4 ऑपरेᳳटग मोड (3 ᳲसᮓोनस और 1 एᳲसᮓोनस)  
 5 िबट लोकल एᮟसे  
 10 MBPS ᭭पीड (RS422 मानक के अनुसार) 

 कॉमन मोड वो᭨टेज: 0.5V से 2.7V 

 RS422 इनपुट संवेदनशीलता: 0.2V से 3.3V 

 ऑन िचप ऑिसलेटर: 3.12 MHz 

 ऑन िचप एल.वी.आर.: 1.8 वी ± 4%, 50 mA 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55 °C से +125 °C  

 िबजली कᳱ आपᳶूत: AVDD -3.3V, DVDD -1.8V  

 वतᭅमान खपत: ≤10 एमए 

 

 

एᮟसेबेल ᳲसᮓोनस/एᳲसᮓोनस िडफरᱶिशयल ᳯरसीवर (ए.एस.डी.आर) 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1002-1 एक Ფाड, लो-वो᭨टेज, िडफरᱶिशयल िसᲨᳲलग (QLVDS) ᮟाइवर 

ह ैिजसे िवशषे ᱨप से लो-पावर और तेज़ पॉइंट-टू-पॉइंट बेसबᱹड डटेा ᮝांसिमशन 
मानक मᱶ िडज़ाइन ᳰकया गया ह।ै इन उपकरणᲂ और िसᲨᳲलग तकनीक का 

इि᭒छत अनुᮧयोग लगभग 100 ohm के िनयंिᮢत ᮧितबाधा मीिडया पर पॉइंट-

टू-पॉइंट डटेा ᮝांसिमशन ह।ै ᮝांसिमशन मीिडया ᳲᮧटेड-स᳸कट बोडᭅ ᮝेस, बैक᭡लेन 

या केबल हो सकते ह।ᱹ  

िवशषेताएं 
 ᳲसगल पावर स᭡लाई 3.3V ±0.3V 

 LVTTL/CMOS लॉिजक इनपुट लेवल और 

LVDS आउटपटु लेवल 

 400 Mbps (200 MHz) ि᭭वᳲचग दरᱶ 

 ±350 mV िडफरᱶिशयल िसᲨᳲलग 

 उजाᭅ ᭃय 26 mW  पर सामा᭠यत: 200 MHz 

(VDD=3.3V)  ᮧित ᮟाइवर  

 ᮧोपेगेशन दरेी ≤ 5 nsec. 

 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS मानक के साथ 
संगत 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 अᭃम होने पर या VDD = 0 के साथ उᲬ ᮧितबाधा 
पर ᮟाइवर आउटपुट 
 LVDS आउटपटु िपन पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग। 

 QLVDS ᮟाइवर LVDS31 के साथ िपन क᭥पᳯैटबल 

 ᭍लास-1 तक ESD सुरᭃा (< 1999V) 

 ±100mA तक लैच अप करंट सुरᭃा 

 हमᱷᳯटक सीलबदं 16 िपन ᭢लैट संकुलन 

 संकुल ϴ = 3.1ºC/Wa    JC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

 

  

हाई ᭭पीड Ფाड एल.वी.डी.एस ᮟाइवर 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1003-1 एक Ფाड, लो-वो᭨टेज, िडफरᱶिशयल िसᲨᳲलग (QLVDS) लाइन 

ᳯरसीवर ह ै िजस े िवशेष ᱨप से लो-पावर और तेज़ पॉइंट-टू-पॉइंट बेसबᱹड डटेा 
ᮝांसिमशन मानक मᱶ िडज़ाइन ᳰकया गया ह।ै चार िडफरᱶिशयल ᳯरसीवर मᱶ स े

कोई भी इनपुट कॉमन-मोड वो᭨टेज रᱶज के भीतर ±100mV िडफरᱶिशयल इनपुट 

वो᭨टेज के साथ एक वैध लॉिजकल आउटपटु ᭭टेट ᮧदान करता ह।ै स᳸कट मᱶ एक 
आंतᳯरक फेल सेफ फ़ं᭍शन होता ह ैजो इनपटु शॉटᭅ स᳸कट या ᭡लवन के मामले मᱶ 
एक ᭄ात आउटपुट ᭭टेट सुिनि᳟त करता ह।ै इन उपकरणᲂ और िसᲨᳲलग तकनीक 

का इि᭒छत अनुᮧयोग लगभग 100 ओम के िनयंिᮢत ᮧितबाधा मीिडया पर 

पॉइंट-टू-पॉइंट डटेा ᮝांसिमशन ह।ै ᮝांसिमशन मीिडया ᳲᮧटेड-स᳸कट बोडᭅ ᮝेस, 

बैक᭡लेन या केबल हो सकते ह।ᱹ 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल पावर स᭡लाई 3.3V ±0.3V 

 LVTTL/CMOS लॉिजक इनपुट लेवल और 

LVDS आउटपटु लेवल 

 400 Mbps (200 MHz) ि᭭वᳲचग दरᱶ 

 िडफरᱶिशयल इनपुट ᮣेसहो᭨ड ± 100mV  
 ओपन स᳸कट फेल सेफ फं᭍शन 
 उजाᭅ ᭃय 76 mW  पर सामा᭠यत: 200 MHz 

(VDD=3.3V)  ᮧित ᮟाइवर  

 ᮧोपेगेशन दरेी ≤ 5 nsec. 

 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS मानक के साथ संगत 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC 

 LVDS आउटपटु िपन पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग। 

 QLVDS ᮟाइवर LVDS31 के साथ िपन क᭥पᳯैटबल 

 ᭍लास-1 तक ESD सुरᭃा (< 1999V) 

 ±100mA तक लैच अप करंट सुरᭃा 
 16-िपन िसरेिमक-डुअल-᭢लटै संकुल 
 संकुल ϴ = 3.1ºC/Wa    JC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

  

हाई ᭭पीड Ფाड एल.वी.डी.एस. ᳯरसीवर 
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उ᭜पाद िववरण 
यह िडवाइस एक 3.3V पयᭅवᭃेी स᳸कट ह ैजो माइᮓोᮧोसेसर िस᭭टम मᱶ आपᳶूत 

वो᭨टेज कᳱ िनगरानी के िलए आव᭫यक जᳯटलता को कम करता ह।ै यह िडवाइस 
असतत समाधानᲂ के सापᭃे सटीकता और िव᳡सनीयता मᱶ उ᭨लेखनीय सुधार 
करेगा। इस िडवाइस मᱶ िन᳜िलिखत म᭎ुय कायᭅ ह:ᱹ  

• पावर-अप, पावर डाउन और ᮩाउनआउट ि᭭थितयᲂ के दौरान रीसेट आउटपटु 

• िबजली आपᳶूत कᳱ िनगरानी के िलए एक सटीक ᮣेशो᭨ड वो᭨टेज िडटे᭍टर 

• एक सᳰᮓय कम मैनुअल रीसेट इनपुट। 

 

िवशषेताएं 
 एनालॉग स᭡लाई वो᭨टेज 3.3V ह ै

 सटीक स᭡लाई वो᭨टेज मॉिनटर: 3.195 V ᮣेशो᭨ड 

 रीसेट प᭨स िवथᭅ 178ms (सामा᭠यत:) 

 ᮧेिसजन ᮣेशो᭨ड िडटे᭍टर 0.61V ᮣेशो᭨ड 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  
 कम ऊजाᭅ ᭃय 
 8-िपन CFP संकुल मे संकुलन  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

 

  

3.3V वो᭨टेज सपुरवाइजरी स᳸कट 
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उ᭜पाद िववरण 
चाजᭅ ए᭥पलीफायर एक िसᲨल कंडीशनर ह ैजो वाइᮩेशन, शॉक और एकॉि᭭टक 

ᮝांसᲽूसर से िसᲨल को कंडीशन करता ह।ै Ფाड कोर ᮧोᮕामेबल C-टू-V 

ए᭥पलीफायर (EF1008-0) मᱶ ᮧोᮕामेबल C-टू-V ए᭥पलीफायर के 4 कोर होत े

ह।ᱹ ᮧ᭜येक कोर को इनपुट कंᮝोल िसᲨल के मा᭟यम से ᭭वतंᮢ ᱨप से ᮧोᮕाम ᳰकया 
जा सकता ह।ै उपयोगकताᭅ िनयंᮢण इनपुट पर उिचत मान लागू करके ᳰकसी भी 

लाभ और डी.सी. आउटपटु मान का चयन कर सकता ह।ै ᮧोᮕामेबल C-टू-V 

ए᭥पलीफायर वाइᮩेशन, एकॉि᭭टक और अ᭠य मापᲂ के िलए लिᭃत ह ै िजसमᱶ 

इनपुट के ᱨप मᱶ चाजᭅ होता ह।ै िडवाइस इनपुट चाजᭅ को वो᭨टेज मᱶ बदल दतेा 

ह।ै चाजᭅ टू वो᭨टेज कनवटᭅर के बाद ᮧोᮕामेबल गने ए᭥पलीफायर (पी.जी.ए.) 

आता ह ै जो 1 स े 32 बाइनरी ᭭टे᭡स तक 6 ᮧोᮕामेबल गेन ᮧदान करता ह।ै 
आउटपटु का डीसी ᭭तर चार अलग-अलग मानᲂ तक बदला जाता ह।ै 
उपयोगकताᭅ इनपुट िनयंᮢ ण संकेतᲂ का उपयोग करके पीजीए और डीसी 
आउटपटु ᭭तर के मान सेट कर सकता ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 एनालॉग स᭡लाई वो᭨टेज 5V ह ै

 िडिजटल स᭡लाई 3.3V ह ै

 PGA: बाइनरी ᭭टे᭡स मᱶ 1 से 32 

 आउटपटु DC लेवल एडज᭭टमᱶट: 0, 1.25, 1.65 और 2.5 V 

 ऑपरेᳳटग तापमान (TA): -55ºC से +125ºC  
 कम ऊजाᭅ ᭃय  
 64 िपन CQFP संकुल मे संकुलन  

 

 

 

  

Ფाड कोर चाजᭅ टू वो᭨टेज ए᭥पलीफायर (᭍यू.सी.सी.वी.ए.) 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1602 एक उᲬ िवभेदन वाला, िस᭏मा ड᭨ेटा आधाᳯरत कैपेिसटᱶस-टू-िडिजटल 

कनवटᭅर (सी.डी.सी.) ह।ै मापी जाने वाली धाᳯरता (कैपेिसटᱶस) सीधे िडवाइस 

इनपुट से जुड़ी होती ह।ै िडवाइस 28pf तक कᳱ धाᳯरता वाले सᱶसर के ऑफ़सेट 

और अरैिखक सुधार (दसूरे ऑडᭅर तक) भी ᮧदान करता ह।ै यह 28pf तक कᳱ 

कॉमन मोड कैपिेसटᱶस को भी ᭭वीकार कर सकता ह।ै इसे ᳲसगल एडंडे कैपिेसटᱶस 
सᱶसर के िलए िडज़ाइन ᳰकया गया ह ै (दोनᲂ टᳶमनल उपल᭣ध होने चािहए)। 

सीᳯरयल इंटरफ़ेस एस.पी.आई. (SPI) संगत ह।ै सी.डी.सी. को -40°C से 

+125°C के तापमान रᱶज मᱶ एनालॉग वो᭨टेज 3.3 V और िडिजटल वो᭨टेज 1.8 

V कᳱ आपᳶूत के साथ संचािलत ᳰकया जाता ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 12-िबट िवभेदन 
 4 pf से 28 pf कᳱ िव᭭तृत धाᳯरता परास 

 4 pf से 28 pf कᳱ इनपुट ऑफ़सेट धाᳯरता परास  

 4 KHz तक कᳱ ᮧोᮕामेबल आउटपुट डटेा दर 

 SPI संगत सीᳯरयल इंटरफ़ेस। 

 सᱶसर का अरैिखक सुधार (2nd ऑडᭅर तक) 

 

 

 

  

कैपिेसटᱶस-टू-िडिजटल कनवटᭅर (सी.डी.सी.) 
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उ᭜पाद िववरण 
पᳯरचालन ᮧवधᭅक (ऑपरेशनल ए᭥पलीफायर) SC1403-0 को IP ᭣लॉक के ᱨप 

मᱶ िडज़ाइन ᳰकया गया ह।ै इस िचप मᱶ फो᭨डडे कै᭭केड आ᳸कटे᭍चर मᱶ 2 आंतᳯरक 

ᱨप से ᮧितपᳯूरत CMOS इनपटु ऑप-ए᭥प होते ह।ᱹ पहले ऑप-ए᭥प मᱶ आंतᳯरक 

बायस रेिस᭭टर होता ह ैजबᳰक दसूरे ऑप-ए᭥प मᱶ लगभग 33kΩ बाहरी बायस 

रेिस᭭टर कᳱ आव᭫यकता होती ह।ै 
 

िवशषेताएं 
 ओपन लूप गेन > 80db 

 सीᳲलग टाइम (0.05%) < 40ns 

 यूिनटी गेन बᱹडिव᭙थ > 32MHz 

 स᭡लाई:±1.65V(डुअलस᭡लाई) +3.3V (ᳲसगल स᭡लाई) 

 ऊजाᭅ ᭃय < 15mW 

 ᭭लीव रेट: 70 V /μs 

 इनपुट ऑफसेट वो᭨टेज ±6.7mV 

 ऑफसेट वो᭨टेज िᮟफ़ 4μV/°C 

 लोड रेिज᭭टᱶस > 1KΩ 
 टे᭭ट स᳸कट 
 लोड धाᳯरता < 30pF 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

  

पᳯरचालन ᮧवधᭅक 
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उ᭜पाद िववरण 
ᮧोᮕामेबल करंट फᳱडबैक इं᭭ᰯमᱶट ए᭥पलीफायर (SC1406-0) 80db और उससे 

अिधक के उᲬ सी.एम.आर.आर. अनुᮧयोगᲂ के िलए एक आई.पी. आधाᳯरत 
समाधान ह।ै आउटपुट वो᭨टेज ᳲ᭭वग इनपुट कॉमन मोड वो᭨टेज से परूी तरह 
᭭वतंᮢ ह।ै इसमᱶ छह ᭭वतंᮢ ᭍लो᭔ड लूप गेन िवक᭨प ह ᱹिज᭠हᱶ दो िनयंᮢण लाइनᲂ 
के मा᭟यम से चुना जा सकता ह।ै यह ᳲसगल स᭡लाई ऑपरेशन ᮧदान करता ह ै
और कम िबजली कᳱ खपत करता ह।ै 

 
िवशषेताएं 
 3.3V ᳲसगल पावर स᭡लाई 

 िडिजटल I/O के िलए सीमॉस लॉिजक इनपुट लेवल 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (< 2mW@3.3Vsta  c) 

 ᭠यूनतम CMRR: 87.6dB (DC) 

 ᭠यूनतम CMRR: 10KHz पर 66dB 

 ᭠यूनतम PSRR: 63.20 dB 

 ᭠यूनतम PSRR: 1KHz पर 54.58 dB 
 उᲬ इनपुट ᮧितबाधा 
 बᱹडिव᭙थ (G=1): 1.13MHz 
 छह ᮧोᮕाम करने यो᭏य लाभ िवक᭨प 
 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से +125ºC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  
 हमᱷᳯटक सीलबदं 14 िपन िडप 

 

 

 

  

इं᭭ᰯमᱶटेशन ए᭥पलीफायर 
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उ᭜पाद िववरण 
EF1103-0 एक हाई-᭭पीड ᭍लॉक ᮟाइवर ह ै िजसे िवशषे ᱨप से हाई ᭭पीड 

सी.सी.डी. और टी.डी.आई. िडटे᭍टर ᭍लॉक मᱶ उपयोग के िलए हमᱷᳯटक सी᭨ड 
िसरेिमक ᭢लैट-16 लीड एस.ओ.पी संकुल मᱶ अिभकि᭨पत और और संकुिलत 

ᳰकया गया ह।ै इन उपकरणᲂ का इि᭒छत अनुᮧयोग ~850pF के ᮓम के उᲬ 

ᭃमता वाले सी.सी.डी. लोड और तेज़ वृि᳍/िगरावट आव᭫यकताᲐ को पूरा 
करना ह।ै  

िवशषेताएं 
 VDD के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 5 MHz ऑपरेᳳटग ᮨᳱᲤᱶसी  
 ᳲसगल चैनल इनपुट  
 इनपुट लेवल िश᭢टसᭅ  

5V ≥ VL ≥- 5V  

9V ≤ VH ≤ 14V  

 कम ऊजाᭅ ᭃय (850pf के आउटपटु लोड के साथ 5 MHz पर 0.7W)  

 850pF लोड पर 20ns tR/tF  

 30 ns TPLH /TPHL दरेी 

 िमलान वृि᳍ और िगरावट समय <2ns  

 िमलान ᮧसार दरेी <2ns  

 16 िपन लीड ᭢लैट संकुल (SOP)  

 संचालन तापमान: -55°C से +125°C 

 

 

 

  

  

ᳲसगल चैनल, 5 मगेाह᭗जᭅ, 850pF,ि᳇ᮥवुी घड़ी चालक 
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उ᭜पाद िववरण 
EF1104-0 एक हाई-᭭पीड ᭍लॉक ᮟाइवर ह ै िजसे िवशषे ᱨप से हाई ᭭पीड 

सी.सी.डी. और टी.डी.आई. िडटे᭍टर घिड़यᲂ मᱶ उपयोग के िलए हमᱷᳯटक-सीलबंद 

िसरेिमक ᭢लैट-48 लीड डी.आई.एल. संकुल मे अिभकि᭨पत और संकुिलत ᳰकया 

गया ह।ै इन उपकरणᲂ का इि᭒छत अनुᮧयोग ~850pF के ᮓम के उᲬ ᭃमता 

वाले सी.सी.डी. लोड और तेज़ वृि᳍/िगरावट आव᭫यकताᲐ को परूा करना ह।ै  

िवशषेताएं 
 VDD1 के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 5 MHz ऑपरेᳳटग ᮨᳱᲤᱶसी  
 ᳲसगल चैनल इनपुट  
 इनपुट लेवल िश᭢टसᭅ  

5V ≥ VL ≥- 5V  

9V ≤ VH ≤ 14V  

 कम ऊजाᭅ ᭃय (850pf के आउटपटु लोड के साथ 5 MHz पर 5W)  

 850pF लोड पर 15ns tR/tF  

 25/27 ns TPLH /TPHL दरेी 

 िमलान वृि᳍ और िगरावट समय <2ns  

 िमलान ᮧसार दरेी <3ns  

 हमᱷᳯटक-सीलबंद िसरेिमक ᭢लैट-48 लीड डी.आई.एल. सकुंल  

 संचालन तापमान: -55°C से +125°C 

 

 

 

  

चार चनैल, 5MHz, 850pF, ि᳇ᮥवुी घड़ी ᮟाइवर 
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उ᭜पाद िववरण 
एफ.टी. सी.सी.डी. िडटे᭍टरᲂ को उᲬ िवभेदन वाले अनुᮧयोग अिभल᭍पᲂ मᱶ 
उपयोग करने कᳱ पᳯरक᭨पना कᳱ गई ह।ै बाहरी टी.डी.आई. संचालन के िलए 
िडटे᭍टर घिड़यᲂ कᳱ आव᭫यकताए ँ बड़ी ᭃमता वाली ᮟाइव आव᭫यकताᲐ के 

कारण अिधक जᳯटल ह।ᱹ घड़ी चालकᲂ कᳱ  आव᭫यकता उᲬ धाᳯरता लोड ~ 

3000pF को चलाने म ेहोती ह ै। एक 3000pF, एक 150pF, एक 50pF और 

एक 25pF चैनल ᮟाइᳲवग ᭃमताᲐ वाला एक 4 चैनल घड़ी चालक िवकिसत 

ᳰकया गया ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 VDD1 के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 5 MHz ऑपरेᳳटग ᮨᳱᲤᱶसी 
 चार चनैल इनपुट 
 इनपुट लेवल िश᭢टर  

0.6V ≥ VL ≥ 0V 

12V ≤ VH ≤ 14V 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (5 MHz पर <4W) 

 tr =50ns, tf=44ns 3000pF लोड पर  

 tr=5ns, tf =6ns 150pF लोड पर 

 TPLH = 24ns, TPHL = 25ns दरेी  

 िमलान वृि᳍ और िगरावट  समय <7ns 

 िमलान ᮧसार दरेी िमलान <2ns 

 हमᱷᳯटक सीलबदं 16 िपन Ფाड ᭢लैट संकुल 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55°C से +125°C 

MIL STD 883 के अनसुार FM यो᭏य 

OCM-III के िलए FT CCD इमेजर 

इस िडवाइस का उपयोग Oceansat-III िमशन के OCM पेलोड मᱶ फलतापवूᭅक ᳰकया गया ह।ै 

 

 

चार चनैल, 5MHz, 3000pF, ᭍लॉक ᮟाइवर 
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उ᭜पाद िववरण 
एफ.टी. सी.सी.डी. िडटे᭍टरᲂ को उᲬ िवभेदन वाले अनुᮧयोग अिभल᭍पᲂ मᱶ 
उपयोग करने कᳱ पᳯरक᭨पना कᳱ गई ह।ै बाहरी टी.डी.आई. संचालन के िलए 
िडटे᭍टर घिड़यᲂ कᳱ आव᭫यकताए ँ बड़ी ᭃमता वाली ᮟाइव आव᭫यकताᲐ के 

कारण अिधक जᳯटल ह।ᱹ घड़ी चालकᲂ कᳱ  आव᭫यकता उᲬ धाᳯरता लोड ~ 

3000pF को चलाने म ेहोती ह ै। चार 3000pF चैनल और आठ 150pF चैनल 

ᮟाइᳲवग ᭃमताᲐ वाले 12 चैनल ᭍लॉक ᮟाइवर को िवकिसत ᳰकया गया ह।ै  

िवशषेताएं 
 VDD1 के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 1 MHz ऑपरेᳳटग ᮨᳱᲤᱶसी 
 12 चनैल इनपुट 
 इनपुट लेवल िश᭢टर  

0.6V ≥ VL ≥ 0V 

12V ≤ VH ≤ 14V 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (5 MHz पर <1W) 

 tr =60ns, tf=5ns 3000pF आर.एफ. लोड पर  

 tr=6ns, tf =7ns 150pF आर.एफ. लोड पर 

 TPLH = 26ns, TPHL = 27ns दरेी  

 िमलान वृि᳍ और िगरावट  समय <7ns 

 िमलान ᮧसार दरेी िमलान <2ns 

 हमᱷᳯटक सीलबदं 64 िपन सेरेिमल Ფाड ᭢लैट सकुंल 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55°C से +125°C 
 

 

 

  

12 चैनल, 1MHz, 3000pF, ᭍लॉक ᮟाइवर 



 
 

 

 
       64 

 

उ᭜पाद िववरण 
EF1105-0 एक हाई ᭭पीड नॉन-इनवᳺजग, Ფाड सीमॉस ᮟाइवर ह।ै यह 5 

मेगाह᭗जᭅ तक कᳱ ᭍लॉक दरᲂ पर चलने मᱶ सᭃम ह ैऔर इसमᱶ 0.6A कᳱ िविश᳥ 

पीक ᮟाइव ᭃमता और केवल 3Ω का नाममाᮢ ऑन-ᮧितरोध ह।ै EF1105-0 

अ᭜यिधक ᭃमता वाले लोड, जैसे ᳰक CCD अनुᮧयोगᲂ मᱶ ᭭टोरेज और वटᱮकल 
᭍लॉक को चलाने के िलए आदशᭅ ह।ै 

 

 

यह ATE िपन ᮟाइᳲवग, लेवल-िशᳲ᭢टग और ᭍लॉक-ᮟाइᳲवग अनुᮧयोगᲂ के िलए भी उपयᲦु ह।ै ᮧ᭜येक आउटपुट को 

संबंिधत इनपुट िपन के आधार पर उᲬ (VH) या िन᳜ (VL) आपᳶूत िपन मᱶ से ᳰकसी एक पर ि᭭वच ᳰकया जा सकता ह।ै 

इनपुट 3V और 5V CMOS और TTL लॉिजक दोनᲂ के साथ संगत ह।ᱹ आउटपटु इनेबल (OE) िपन का उपयोग आउटपटु 

को उᲬ-ᮧितबाधा ि᭭थित मᱶ डालने के िलए ᳰकया जा सकता ह।ै यह िवशषे ᱨप स ेसी.सी.डी. अनुᮧयोगᲂ मᱶ उपयोगी ह,ै जहा ँ

ᮟाइवर को पावर डाउन के दौरान अᭃम ᳰकया जाना चािहए। ᮟाइवर मᱶ तेज़ वृि᳍ और िगरावट होती ह,ै जो आमतौर पर 

20ns (CLoad=1nF के िलए) के भीतर मेल खाती ह।ै संकुलन के िलए िसरेिमक ᭢लैट पैक (16 लीड) िलया जाता ह।ै 
िवशषेताएं 
 5 MHz ऑपरेᳳटग आवृिᱫ 
 िव᭭तृत आउटपटु वो᭨टेज पराह 
 चार चनैल इनपुट 
 इनपुट लेवल िश᭢टर  

8V ≥ VL ≥ -5V 

0V ≤ VH ≤ 15V 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (ᮧ᭜येक आउटपुट पर 1000 का लोड डालने के बाद 5 MHz पर   5 W) 

 tr =22ns, tf=20ns @ 1000pf आर.एफ. लोड   

 TPLH = 38ns, TPHL = 41ns @ 1000pf आर.एफ. लोड   

 िमलान वृि᳍ और िगरावट  समय <3ns 

 िमलान ᮧसार दरेी िमलान <4ns 

 पीक ᮟाइव, 0.6A 

 ऑन-ᮧितरोध, 3Ω 

 TTL/CMOS इनपुट-संगत 
 16 िपन िसरेिमक डुअल ᭢लटै संकुल  
 ऑपरेᳳटग तापमान: -55°C से +125°C 

 

 

4 चनैल, 5MHz, 1000pF, ᭍लॉक ᮟाइवर 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1013-0 एक गैर-᳞ु᭜ᮓमी ह᭍ेस बफर ह।ै इसमᱶ 6 बफर चरण होते ह,ᱹ जो 

उᲬ रव ᮧितरᭃा और एक ि᭭थर आउटपुट ᮧदान करत ेह।ᱹ िडवाइस -55 िडᮕी 
सेि᭨सयस से +125 िडᮕी सिे᭨सयस तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ काम कर सकता 
ह।ै िडवाइस का संकुलन एक हमᱷᳯटक सीलबंद 16-िपन िसरेिमक डुअल ᭢लैट 
संकुल मᱶ ᳰकया गया ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 पावर स᭡लाई वो᭨टेज 2.5V से 5.5V 
 इनपुट पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग सुिवधा 
 िविश᳥ ᮧसार िवलंब: VDD=5.0V पर 5ns, 

CL=30pF, TA=25ºC 

 कम ऊजाᭅ ᭃय, IDD (सामा᭠यत:) < 1μA 
 संतुिलत ᮧसार िवलंब और सᮓंमण समय 
 समिमितय आउटपटु लोᳲडग IOH = IOL =8mA 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC. 

 54HC4050 के साथ िपन संगत  

 संकुल ϴJC = 3.1ºC/Wa   

 16-िपन िसरेिमक-डुअल-᭢लटै संकुल 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

  

ह᭍ेस बफर SCL4050 
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उ᭜पाद िववरण 
SC9029-0 िवᳰकरण कठोरन गरै-᳞ु᭜ᮓमी ऑ᭍टल बफर/लाइन ᮟाइवर ह ै

िजसमᱶ तीन ᭭टेट आउटपटु ह।ᱹ आउटपटु इनेबल िपन (OE1 और OE2) तीन-

᭭टेट आउटपटु को िनयंिᮢत करते ह।ᱹ यᳰद कोई भी इनेबल िसᲨल अ᭜यिधक ह ैतो 
आउटपटु उᲬ ᮧितबाधा ि᭭थित मᱶ हᲂगे। डटेा आउटपुट के िलए दोनᲂ इनेबल 

(OE1 और OE2) कम होने चािहए। 

 
िवशषेताएं 
 पावर स᭡लाई वो᭨टेज 5V ±0.5V 
 इनपुट पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग सुिवधा 
 तीन ᭭टेट आउटपटु 
 कम ऊजाᭅ ᭃय, IDD (अिधकतम) < 1mA 

 संतुिलत ᮧसार िवलंब TPLH=TPHL 
 समिमितय आउटपुट ᮧितबाधा 
 IOH = IOL =8mA 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC. 

 HC541 के साथ िपन संगत  

 संकुल ϴJC = 3.1ºC/Wa   

 20-िपन िसरेिमक-डुअल-᭢लटै संकुल 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

 

 

  

ऑ᭍टल बफर SCL541 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1004-2 16-िबट बफर और लाइन ᮟाइवर को कम वो᭨टेज (VDD = 

3.3V) संचालन के िलए अिभकि᭨पत ᳰकया गया ह,ै इन उपकरणᲂ को चार 4-

िबट बफर, दो 8-िबट बफर या एक 16-िबट बफर के ᱨप मᱶ इ᭭तेमाल ᳰकया जा 

सकता ह।ै आउटपटु, िज᭠हᱶ 7mA तक ᮲ोत या ᳲसक करन ेके िलए िडज़ाइन ᳰकया 

गया ह,ै मᱶ ओवरशूट और अंडरशूट को कम करने के िलए समतु᭨य छोटे ᮰ंृखला 

ᮧितरोधक शािमल ह।ᱹ सᳰᮓय बस-हो᭨ड स᳸कटरी अᮧयᲦु या अनिᮟवेन इनपुट 
 

को वैध लॉिजक ि᭭थित मᱶ रखती ह।ै ये िडवाइस IOFF और पावरअप 3-᭭टेट का उपयोग करके हॉट-इंसटᭅ अनुᮧयोगᲂ के 

िलए पूरी तरह से िन᳸द᳥ ह।ᱹ IOFF स᳸कटरी आउटपुट को अᭃम कर दतेी ह,ै जब िडवाइस बंद हो जाती ह ैतो उपकरणᲂ के 

मा᭟यम से करंट बकैᮆलो को नुकसान पᱟचँाती ह।ै पावर-अप 3-᭭टेट स᳸कटरी पावर अप और पावर डाउन के दौरान 

आउटपटु को उᲬ-ᮧितबाधा ि᭭थित मᱶ रखती ह,ै जो ᮟाइवर संघषᭅ को रोकती ह।ै 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल पावर स᭡लाई 3.3V ±0.3V 

 I/O पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग सुिवधा 

 आउटपटु पोटᭅ मᱶ समतु᭨य 22-W सीरीज रेिज़᭭टसᭅ ह,ᱹ इसिलए ᳰकसी बाहरी रेिज़᭭टसᭅ कᳱ आव᭫यकता नहᱭ ह।ै 

 5V लॉिजक को 3.3V VDD के साथ इंटरफेस करने के िलए 5V स᳭ इनपुट 

 IOFF और पावर-अप 3-᭭टेट हॉट इ᭠सटᭅ को सपोटᭅ करता ह ै
 बस हो᭨ड ऑन डटेा इनपुट बाहरी पुल-अप / पुल-डाउन रेिस᭭टसᭅ कᳱ ज़ᱨरत को ख᭜म करता ह ै
 िवतᳯरत VDD और GND िपन हाई-᭭पीड 
 ि᭭वᳲचग रव को कम करत ेह ᱹ
 ᭢लो-ᮣू आ᳸कटे᭍चर PCB लेआउट को ऑि᭡टमाइज़ करता ह ै

 आउटपटु लोᳲडग 7 mA 

 6.5 ns सामा᭠य ᮧसार िवलंब 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (3.6V ᭭टै᭛ड पर <2mW) 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC. 
 िडवाइस हमᱷᳯटक सीलबदं 48 िपन िसरेिमक डुअल ᭢लैट संकुल मे संकुिल᭜य  
 िपन 16 िबट बफर LVTH162244 के साथ संगत ह।ै 

 संकुल ϴ = 2.7ºC/Wa   JC 

 ए.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 

16 िबट बफर 3-᭭टेट आउटपटु 
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उ᭜पाद िववरण 
SC1124-0 16-िबट ᮝांसीवर को कम वो᭨टेज (VDD=3.3V) संचालन के िलए 

अिभकि᭨पत ह,ै लेᳰकन 5V िस᭭टम वातावरण मᱶ TTL इंटरफ़ेस ᮧदान करने कᳱ 

ᭃमता के साथ। इन उपकरणᲂ का उपयोग दो 8-िबट ᮝांसीवर या एक 16-िबट 

ᮝांसीवर के ᱨप मᱶ ᳰकया जा सकता ह।ै आउटपुट, िजनकᳱ अिभक᭨पना 10 mA 

तक ᮲ोत या ᳲसक के िलए कᳱ गयी ह,ै मᱶ ओवरशूट और अंडरशूट को कम करने के 

िलए समतु᭨य 22-W ᮰ंृखला ᮧितरोधक शािमल ह।ᱹ सᳰᮓय बस-हो᭨ड स᳸कटरी   

अᮧयᲦु या अनिᮟवन इनपुट को वैध लॉिजक ि᭭थित मᱶ रखती ह।ै बस-हो᭨ड स᳸कटरी के साथ पुलअप या पुल डाउन 

ᮧितरोधकᲂ का उपयोग अनुशंिसत नहᱭ ह।ै ये उपकरण IOFF और पावर-अप 3-ि᭭थित का उपयोग करके हॉट-इंसटᭅ 

अनुᮧयोगᲂ के िलए पूरी तरह स े िन᳸द᳥ ह।ᱹ IOFF स᳸कटरी आउटपुट को िनि᭬ᮓय कर दतेी ह,ै िजसस े िडवाइस के पावर 

डाउन होने पर उसमᱶ स ेकरंट के बकै᭢लो को नुकसान पᱟचंन ेसे रोका जा सकता ह।ै पावर-अप 3-᭭टेट स᳸कटरी पावर अप 

और पावर डाउन के दौरान आउटपटु को हाई-इ᭥पीडᱶस ᭭टेट मᱶ रखती ह,ै जो ᮟाइवर टकराव को रोकती ह।ै 

िवशषेताएं 
 कोर और I/O पैड के िलए 3.3V िबजली कᳱ आपᳶूत 

 I/O पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग सुिवधा 

 आउटपटु पोटᭅ मᱶ समतु᭨य 22-W सीरीज रेिज़᭭टसᭅ ह,ᱹ इसिलए ᳰकसी बाहरी रेिज़᭭टसᭅ कᳱ आव᭫यकता नहᱭ ह।ै 

 5V लॉिजक को 3.3V VDD के साथ इंटरफेस करने के िलए 5V स᳭ इनपुट 

 IOFF और पावर-अप 3-᭭टेट हॉट इ᭠सटᭅ को सपोटᭅ करता ह ै
 बस हो᭨ड ऑन डटेा इनपुट बाहरी पुल-अप / पुल-डाउन रेिस᭭टसᭅ कᳱ ज़ᱨरत को ख᭜म करता ह ै
 आउटपटु लोᳲडग 7 mA से अिधक 

 6.2 ns िविश᳥ ᮧसार िवलंब  

 OLP पर िविश᳥ V (आउटपुट ᮕाउंड बाउंस) < 0.8 V VDD = 3.3 V, T = 25°C A6.5 ns सामा᭠य ᮧसार िवलंब 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (3.6V ᭭टै᭛ड पर <2mW) 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC. 

 िपन 16 िबट बफर LVTH162245 के साथ संगत ह।ै 

 संकुल ϴ = 2.7ºC/Wa   JC 

 ए.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 MIL STD 883 के अनुसार यो᭏य 

16 िबट ᮝांसीवर 3-᭭टेट आउटपटु 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1118-0 एक Ფाड टू इनपुट एन.ए.एन.डी. (NAND) गेट ह ै िजसमᱶ 
दोनᲂ इनपुट पर ि᭫मट ᳯᮝगर ए᭍शन ह।ै ि᭫मट ᳯᮝगर एक तुलिनᮢ ह ैजो 
सकारा᭜मक और नकारा᭜मक जाने वाले संकेतᲂ के िलए अलग-अलग 
ᳲबदᲐु पर ᳯᮝगर करता ह ै और सकारा᭜मक वो᭨टेज (VT+) और 

नकारा᭜मक वो᭨टेज (VT-) के बीच का अंतर शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) 

वो᭨टेज (VH)ह।ै सभी आउटपुट मᱶ समान ᮲ोत और ᳲसक धाराएँ होती ह।ᱹ 
 

िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 3.3V ± 0.3V 

 ᮧ᭜येक इनपटु पर ि᭫मट ᳯᮝगर , कोई बाहरी घटक नहᱭ। 
 रव ᮧितरोधक ᭃमता 50% से अिधक 
 समान ᮲ोत और ᳲसक धाराए ं
 इनपुट वृि᳍ और िगरावट पर कोई सीमा नहᱭ 
 शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (ᳰकसी भी इनपुट पर), VH = 0.8 V 

(VDD = 3.3 V और TA = 25°C 

 TA = 25°C (सामा᭠यत:) 

 VDD = 3.3V, VH = 0.8V 

 पᳯरवेश तापमान पर संचालन: -55ºC से 125ºC 
 14 िपन िसरेिमक डुअल इन लाइन संकुल / िसरेिमक ᭢लटै संकुल 
 CD4093 के साथ िपन संगत 

 संकुल ϴ = 7.17 °C/Wa   JC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 MIL STD 883 मानकᲂ के अनुसार यो᭏य  
 

 

 

  

3.3V Ფाड 2-इनपुट नदं गेट SCL4093 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1125 एक Ფाड टू इनपुट एन.ए.एन.डी. (NAND) गेट ह ैिजसमᱶ दोनᲂ 
इनपुट पर ि᭫मट ᳯᮝगर ए᭍शन ह।ै ि᭫मट ᳯᮝगर एक तुलिनᮢ ह ै जो 
सकारा᭜मक और नकारा᭜मक जाने वाले संकेतᲂ के िलए अलग-अलग 
ᳲबदᲐु पर ᳯᮝगर करता ह ै और सकारा᭜मक वो᭨टेज (VT+) और 

नकारा᭜मक वो᭨टेज (VT-) के बीच का अंतर शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) 

वो᭨टेज (VH)ह।ै सभी आउटपुट मᱶ समान ᮲ोत और ᳲसक धाराएँ होती ह।ᱹ 
  
िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 5V ± 0.5V 

 ᮧ᭜येक इनपटु पर ि᭫मट ᳯᮝगर , कोई बाहरी घटक नहᱭ। 
 रव ᮧितरोधक ᭃमता 50% से अिधक 
 समान ᮲ोत और ᳲसक धाराए ं
 इनपुट वृि᳍ और िगरावट पर कोई सीमा नहᱭ 
 शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (ᳰकसी भी इनपुट पर), VH = 1.6 V 

(VDD = 5.05 V और TA = 25°C 

 पᳯरवेश तापमान पर संचालन: -55ºC से 125ºC 
 14 िपन िसरेिमक ᭢लैट संकुल 
 CD4093 के साथ िपन संगत 

 संकुल ϴ = 7.17 °C/Wa   JC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 

 

 

  

5V Ფाड 2-इनपुट नदं गेट SCL4093 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1111-0 एक ह᭍ेस इ᭠वटᭅर ह ैिजसमᱶ इनपुट पर ि᭫मट ᳯᮝगर ए᭍शन ह।ै 
ि᭫मट ᳯᮝगर एक तुलिनᮢ ह ै जो सकारा᭜मक और नकारा᭜मक जाने वाले 
संकेतᲂ के िलए अलग-अलग ᳲबदᲐु पर ᳯᮝगर करता ह ै और सकारा᭜मक 
वो᭨टेज (VT+) और नकारा᭜मक वो᭨टेज (VT-) के बीच का अंतर शैिथ᭨य 

(िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (VH)ह।ै सभी आउटपुट मᱶ समान ᮲ोत और ᳲसक 
धाराएँ होती ह।ᱹ 

 
िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 3.3V ± 0.3V 

 ᮧ᭜येक इनपटु पर ि᭫मट ᳯᮝगर , कोई बाहरी घटक नहᱭ। 
 रव ᮧितरोधक ᭃमता 50% से अिधक 
 इनपुट वृि᳍ और िगरावट पर कोई सीमा नहᱭ 
 शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (ᳰकसी भी इनपुट पर), VH = 

1.04V (VDD = 3.3 V और TA = 25°C 

 पᳯरवेश तापमान पर संचालन: -55ºC से 125ºC 

 14 िपन िसरेिमक ᭢लैट संकुल (एस.ओ.पी.) 5415 के साथ िपन 
संगत 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 MIL STD 883 मानकᲂ के अनुसार यो᭏य  

 

 

  

3.3V ह᭍ेस ि᭫मट ᳯᮝगर इ᭠वटᭅर SCL5414 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1126-0 एक ह᭍ेस इ᭠वटᭅर ह ैिजसमᱶ इनपुट पर ि᭫मट ᳯᮝगर ए᭍शन ह।ै 
ि᭫मट ᳯᮝगर एक तुलिनᮢ ह ै जो सकारा᭜मक और नकारा᭜मक जाने वाले 
संकेतᲂ के िलए अलग-अलग ᳲबदᲐु पर ᳯᮝगर करता ह ै और सकारा᭜मक 
वो᭨टेज (VT+) और नकारा᭜मक वो᭨टेज (VT-) के बीच का अंतर शैिथ᭨य 

(िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (VH)ह।ै सभी आउटपुट मᱶ समान ᮲ोत और ᳲसक 
धाराएँ होती ह।ᱹ 

 
िवशषेताएं 
 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 5.0V ± 0.5V 

 ᮧ᭜येक इनपटु पर ि᭫मट ᳯᮝगर , कोई बाहरी घटक नहᱭ। 
 इनपुट िपन पर को᭨ड ᭭पेयᳳरग सुिवधा उपल᭣ध ह ै
 रव ᮧितरोधक ᭃमता 50% से अिधक 
 इनपुट वृि᳍ और िगरावट पर कोई सीमा नहᱭ 
 शैिथ᭨य (िह᭭टैᳯरसीस) वो᭨टेज (ᳰकसी भी इनपुट पर), VH = 1.1V 

(VDD = 5.0 V और TA = 25°C 

 पᳯरवेश तापमान पर संचालन: -55ºC से 125ºC 

 14 िपन िसरेिमक ᭢लैट संकुल (एस.ओ.पी.) 5415 के साथ िपन 
संगत 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 MIL STD 883 मानकᲂ के अनुसार यो᭏य  

 

 

 

  

5V ह᭍ेस ि᭫मट ᳯᮝगर इ᭠वटᭅर SCL5414 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1018-0T1 एक 8-चैनल एनालॉग म᭨टी᭡ले᭍सर िडम᭨टी᭡ल᭍ेसर ह ै

िजसमᱶ तीन एᮟसे इनपुट (S0 से S2), एक ए᭍टीव लो इनेबल इनपुट (Ē), 

आठ ᭭वतंᮢ इनपुट/आउटपुट (Y0 से Y7) और एक कॉमन इनपुट/आउटपुट 

(Z) ह।ै िडवाइस मᱶ आठ ि᳇ᳰदिशक एनालॉग ि᭭वच ह,ᱹ िजनमᱶ से ᮧ᭜येक का 

एक पᭃ एक ᭭वतंᮢ इनपुट/आउटपुट (Y0 से Y7) से जुड़ा ह ैऔर दसूरा 

पᭃ एक कॉमन इनपुट/आउटपुट (Z) से जुड़ा ह।ै VDD और VSS 

िडिजटल कंᮝोल इनपुट (S1 से S3, और Ē) के िलए आपूᳶत वो᭨टेज 

कने᭍शन ह।ᱹ एनालॉग इनपुट/आउटपुट (Y0 से Y7, और Z) VDD को 

सकारा᭜मक सीमा और VSS को नकारा᭜मक सीमा के ᱨप मᱶ बदल सकते 
ह।ᱹ 

 

िवशषेताएं 
 कोर और I/O पैड के िलए 5V पावर स᭡लाई 
 पूरी तरह से ि᭭थर सचंालन। 
 कम ᮧितरोध यानी 200 ohm (ᮧितᱨपी) 

 कम ऊजाᭅ ᭃय (5V ि᭭थर पर < 1uW) 

 पᳯरवेश संचालन तापमान -55ºC से 125ºC  

 16 िपन िसरेिमक ᭢लैट संकुल (CSOP) 

 CD4051 के साथ िपन संगत 

 संकुल ϴ = 3.1 °C/Wa   JC 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 

 

  

8-CH एनालॉग म᭍स डीम᭍स SCL4051 
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उ᭜पाद िववरण 
इस ए.एस.आई.सी. का म᭎ुय कायᭅ हीटर ि᭭वᳲचग लॉिजक और 
आइसोलेशन लैच वा᭨व इंटरफेस के िलए इंटरफेस ᮧदान करना ह।ै चूᳰंक 
इस ए.एस.आई.सी. को ᮧोसेसर के साथ इंटरफेस करना ह,ै इसिलए इसमᱶ 
इस उ᳎े᭫य के िलए आव᭫यक इंटरफ़ेस लॉिजक भी शािमल ह।ᱹ आव᭫यक 
फ़ं᭍शन चार म᭎ुय लॉिजक ᭣लॉक मᱶ िवभािजत ह।ᱹ सभी इनपुट और 
आउटपुट िसᲨल को फ़ं᭍शन सेले᭍ट िसᲨल SEL [1:0] का उपयोग करके 
उिचत ᱨप से डी-म᭨टी᭡ले᭍ससᭅ के मा᭟यम से ᱨट ᳰकया जाता ह।ै 

 
िवशषेताएं 
 ᳲसगल स᭡लाई ऑपरेट 5V±0.5V 

 अिधकतम ऑपरेट आवृिᱫ 25 MHz 

 शांत स᭡लाई धारा 1 mA 

 आउटपटु लोᳲडग 12 mA 

 ऑपरेट तापमान -55ºC से 125ºC 
 परीᭃण यो᭏यता िवशेषताए:ं ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 256 िपन, CQFP मᱶ संकुिलत 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 MIL STD 883 मानकᲂ के अनसुार यो᭏य  
एससीएल सिुवधा मᱶ िवकिसत िवᳰकरण कठोरन ए.एस.आई.सी. 3 का उपयोग अतंᳯरᭃ यान के उपᮕह उप-ᮧणािलयᲂ 
मᱶ बड़ ेपमैान ेपर ᳰकया जाएगा, जो आयाितत उपकरणᲂ कᳱ जगह लगेा। इस उपकरण का उपयोग RISAT-2BR2 के 
ऑन-बोडᭅ अतंᳯरᭃ यान मᱶ ᳰकया गया था और इसरो के भिव᭬य के िमशनᲂ म ेउपयोग कᳱ योजना ह ै। 

 

  

ए᭍Ჷएूटर इंटरफ़ेस और हीटर ि᭭वᳲचग (ए.आई.एच.एस.) – 

ए.एस.आई.सी3 
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उ᭜पाद िववरण 

ए.एस.आई.सी.-10 एक ᮧोᮕाम करने यो᭏य िडिजटल बी.पी.एस.के. 
िडमॉᲽूलेटर और िबट ᳲसᮓोनाइज़र ह ै जो 100 बी.पी.एस. से 16 
के.बी.पी.एस. तक कᳱ डटेा दरᲂ पर िडमॉᲽूलेशन और िबट 
ᳲसᮓोनाइज़ेशन का कायᭅ करने के िलए टेलीकमांड िस᭭टम मᱶ आव᭫यक ह।ै 
िडिजटल िडमॉᲽूलेटर िडमॉᲽूलेशन के िलए को᭭टास लूप का उपयोग 
करता ह ैऔर िबट ᳲसᮓोनाइज़र इन फेज़/िमड फेज़ िशᳲ᭢टग कᳱइंग (िजसे 
डटेा ᮝांिज़शन ᮝै᳴कग लूप (DTTL) भी कहा जाता ह)ै ए᭨गोᳯरदम का 
उपयोग करता ह।ै ᮧित यूिनट बᱹडिव᭙थ पर रव ᮧितरᭃा के संदभᭅ मᱶ 
बाइनरी फेज़ िशᳲ᭢टग (BPSK) सबसे कुशल बाइनरी डेटा मॉᲽूलेशन 
तकनीकᲂ मᱶ से एक ह।ै 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल स᭡लाई ऑपरेट 5V±0.5V 

 अिधकतम ऑपरेट आवृिᱫ 26.31 MHz 
 इनपुट को ᭡लवन मे छोडा जा सकता ह ै(आंतᳯरक ᱨप से ऊपर खᱭचा जा सकता ह)ै 
 शांत स᭡लाई धारा 5.3 mA 

 आउटपटु लोᳲडग 4 mA 

 ऑपरेट तापमान -55ºC से 125ºC 
 परीᭃण यो᭏यता िवशेषताए:ं ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 4132 िपन, CQFP मᱶ संकुिलत 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 
इस ᭭वदशेी ᱨप स ेिवकिसत उपकरण का उपयोग उपᮕह टेली-कमांड उप ᮧणाली मᱶ ᳰकया जाएगा। 

 

 

  

ᮧोᮕामबेल िडिजटल बीपीएसके िडमॉᲽलूेटर और िबट ᳲसᮓोनाइजर 
(ए.एस.आई.सी.-10) 
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उ᭜पाद िववरण 

यह ए.एस.आई.सी. "िमिनएचर कैमरा िस᭭टम" का िह᭭सा ह,ै जो एक 

वािणि᭔यक ऑफ-द-श᭨ेफ (सी.ओ.टी.एस.) कैमरा मॉᲽूल पर आधाᳯरत 

ह।ै सी.ओ.टी.एस. कैमरा मॉᲽूल मᱶ ᮧकािशकᳱ, संवेदक और बᱟमुखी 

िवशेषताएं होती ह ᱹ जैसे एच.डी. िवभेदन, एकᳱकृत िडिजटाइज़र, िसᲨल 

ᮧोसेᳲसग इले᭍ᮝॉिन᭍स, इनिब᭨ट ज.ेपी.ई.जी. क᭥ᮧेशन आᳰद । इस कैमरे 
को इसके संचालन के िलए आपᳶूत के अलावा इसके कॉि᭠फ़गरेशन के िलए 
िनयंᮢण िसᲨल और I2C बस िसᲨल के ᱨप मᱶ घड़ी कᳱ आव᭫यकता होती 
ह।ै कैमरा ᮨेम और लाइन ᳲसक िसᲨल और एक िप᭍सेल घड़ी के साथ 8-
िबट समानांतर डेटा आउटपुट करता ह।ै इसिलए, इसे एक हो᭭ट मॉᲽूल 
कᳱ आव᭫यकता होती ह ैजो कैमरे को िनयंिᮢत करने के िलए कॉि᭠फ़गरेशन 
िब᭗स ᮧदान कर सके और आगे कᳱ ᮧᳰᮓया के िलए इससे आउटपुट भी ले 
सके। 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसगल स᭡लाई ऑपरेट 3.3±10% 
 ᳲसगल एडंडे और िडफरᱶिशयल ᭍लॉक इनपुट दोनᲂ के िलए िवक᭨प  
 चार मोड चयन िबट सोलह कैमरा कॉि᭠फ़गरेशन मोड सᭃम करत ेह ᱹ 
 70 MHz कᳱ ऑपरेᳳटग आविृᱫ  

 ऑपरेट तापमान -55ºC से 125ºC 

 संकुल: 64 लीडडे सरे-Ფाड (z-टाइप) 

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 MIL STD 883 के अनसुार यो᭏य 

 

उपकरण िजस ेलडᱹर मᱶ एकᳱकृत ᳰकया गया था उसन ेचंᮤ यान-II और चंᮤ यान-III िमशन म ेलघ ुकैमरा िस᭭टम के िह᭭स े
के ᱨप म ेउडान भरी ह।ै  
 

 

 

सीमॉस कैमरा कॉि᭠फ़गरेशन एएसआईसी 
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उ᭜पाद िववरण 
आई.एस.ए. ए.एस.आई.सी. िस᭭टम और ᮧोसेसर के बीच एक इंटरफ़ेस 
िनयंᮢक ह।ै इसका उपयोग सᱶसर से कायाᭅ᭜मक और ᭭वा᭭᭝य िनगरानी 
मापदडंᲂ को ᮧा᳙ करने और ᮧोसेसर ᳇ारा पढ़ने के िलए डेटा को ᳯरसीव 
बफ़सᭅ मᱶ संᮕहीत करने के िलए ᳰकया जाता ह।ै आई.एस.ए. को मु᭎य 
ᮧोसेसर के िलए मेमोरी पᳯरधीय के ᱨप मᱶ िडज़ाइन ᳰकया जाना ह।ै बाहरी 
इंटरफ़ेस को आई.एस.ए. मᱶ िविश᳥ कॉि᭠फ़गरेशन रिज᭭टर मᱶ िलखकर 
िनयंिᮢत ᳰकया जाना ह।ै आई.एस.ए. यू.ए.आर.टी. ᳲलक, एनालॉग डटेा 

अिधᮕहण, नािवक (NAVIC) य.ूए.आर.टी. ᳲलक इंटरफ़ेस, वी.एफ.सी. 
आउटपुट के िलए काउंटर और िस᭭टम पावᳳरग अनुᮓम के िलए मोड 
कमांड/डमैेग पी.ड᭣ल.ूएम. जैसे आई.एस.यू इंटरफ़ेस का समथᭅन करता ह।ै 
 

 

िवशषेताएं 
 3.3 V I/O पैड पावर स᭡लाई 

 1.8 V कोर स᭡लाई 
 संचालन आवृिᱫ 50 मेगाह᭗जᭅ 
 शांत आपᳶूत धारा < 1mA 

 आउटपटु लोᳲडग ±4 mA 

 संचालन तापमान -55ºC से 125ºC 
 परीᭃण यो᭏यता िवशेषताए:ं ᭭कैन और कायाᭅ᭜मक 
 164 िपन, CQFP मᱶ संकुिलत  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक  

 

 

 

  

जड़᭜वीय सᱶसर अिधᮕहण एएसआईसी (आईएसए) 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1121-0 नेिवगेशन इंिडयन कां᭭टेलेशन, नािवक (NavIC), 

एस.पी.एस/आर.एस.-एस.एच.ओ.आर.टी. (SPS/RS-SHORT), 

जी.पी.एस. और गगन (GAGAN) यूजर ᳯरसीवर के िलए एक कॉ᭥पै᭍ट 

11-चैनल कॉि᭠फ़गर करने यो᭏य िडिजटल बेसबᱹड ए.एस.आई.सी. ह।ै   

180nm (TS18SL) सीमॉस तकनीक मᱶ अिभकि᭨पत इस ए.एस.आई.सी. मᱶ यू.ए.आर.टी. जैसे इंटरफेस के साथ 

अिधᮕहण और ᮝै᳴कग मॉᲽूल शािमल ह।ᱹ िडवाइस -55°C से +125°C तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ काम कर 

सकता ह ैऔर इसका संकुलन हमᱷᳯटक सीलबंद 144 िपन िसरेिमक Ფाड ᭢लैट संकुल म ेᳰकया गया ह।ै ᳯरसीवर L1, 

L5 और S बᱹड आवृिᱫयᲂ पर िसᲨल ᮧा᳙ करने मᱶ सᭃम ह,ै उ᭠हᱶ बेसबᱹड मᱶ पᳯरवᳶतत करता ह,ै और ᳰफर उ᭠हᱶ 

पोिज़शन, वेलोिसटी और टाइम सॉ᭨यूशन कᳱ गणना करने के िलए ᮧोसेस करता ह।ै 

िवशषेताएं 
 3.3V I/O पावर स᭡लाई और कोर के िलए 1.8 V 

 ᮧोसेसर ᭍लॉक 70 MHz 

 ADC सᱹपᳲलग ᭍लॉक-SPS 16.368 MHz 

 ऊजाᭅ ᭃय < 800 mW 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC 

 हमᱷᳯटक सीलबंद 144-िपन CQFP 

 L1, L5 और S बᱹड आवृिᱫयᲂ पर िसᲨल ᮧा᳙ करन ेमᱶ सᭃम 

 11 IRNSS चैनल 

 पहले ᳰफ᭍स का समय (TTFF): को᭨ड ᭭टाटᭅ < 120 सकंेड 

 अिधᮕहण संवेदनशीलता: 36 dB-Hz 

 ᮝै᳴कग संवदेनशीलता: 28 dB-Hz 

 सभी िसᲨल पर नेिवगशेन डटेा दर 25 BPS ह ै

 उपयोगकताᭅ इंटरफ़ेस: NMEA 

  ईएसडी संवेदनशीलता ᭭तर 2 kV HBM 

नािवक (NavIC) उपयोगकताᭅ ᳯरसीवर के िलए िडिजटल बसेबडᱹ 

ए.एस.आई.सी. (11 चैनल) 
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उ᭜पाद िववरण 
िवᮓम 1601 ᮆलोᳳटग पॉइंट सपोटᭅ वाला 16-िबट माइᮓोᮧोसेसर ह।ै 
इसमᱶ 96 िनदᱷशᲂ के िनदᱷश सेट के साथ एक सामा᭠य-उ᳎े᭫य वा᭭तुकला ह ै
और माइᮓो ᮧोᮕा᭥ड िनयंᮢण का उपयोग करता ह।ै इसमᱶ सोलह 16-िबट 
रिज᭭टर ह ᱹ और यह अिधकतम 232K मेमोरी श᭣दᲂ को संबोिधत कर 
सकता ह।ै इसमᱶ ᳯरयल टाइम काउंटर फ़ं᭍शन के िलए एक ᮧोᮕामेबल 
काउंटर और MIL-1553B ᮧोटोकॉल िनयंᮢकᲂ के िलए एक इंटरफ़ेस भी 
शािमल ह।ै  
िवशषेताएं 
 16-िबट माइᮓोᮧोसेसर 
 ᳲसगल 3.3 V स᭡लाई ऑपरेट करना 

 75 MHz ऑपरेट करने कᳱ आवृिᱫ 

 शांत स᭡लाई धारा < 10 mA 

 ऑपरेट करने कᳱ शिᲦ < 250 mW 

 ऑपरेट करने का तापमान -55ºC से 125ºC 
 120 िसरेिमक Ფाड ᭢लैट सकुंल 
 16,32 और 48-िबट डटेा ᮧकार 
 96 िनदᱷश 
 32-िबट ᳲसगल िᮧिसजन 
 48-िबट िव᭭ताᳯरत िᮧिसजन 
 ऑन-िचप ᮧोᮕामेबल काउंटर 
 ऑन-िचप 1553B बस इंटरफ़ेस 
 ᮧोᮕामेबल मेमोरी वेट साइकल 
 ए.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 MIL STD 883 के अनसुार यो᭏य 
 
िवᮓम 1601 ᮧोससेर न ेमागᭅदशᭅन और िनयंᮢण सकुंल के साथ-साथ निेवगशेन इंटरफ़ेस मॉᲽलू (एन.आई.एम.) मᱶ भी ᮢᳯुटहीन ᮧदशᭅन के साथ 
उड़ान भरी है। िवᮓम ᮧोससेर का िवकास, ᮧमोचन यानᲂ मᱶ ऑन-बोडᭅ उपयोग ᳰकए जान ेवाल ेᮧमखु ᮧोससेर के ᭭वदशेीकरण कᳱ ᳰदशा मᱶ एक 
मह᭜वपणूᭅ उपलि᭣ध है। 

 

 

16-िबट ᮧोससेर िवᮓम-1601 (पी.ई.01) 
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उ᭜पाद िववरण 
िवᮓम 3201 ᮆलोᳳटग पॉइंट सपोटᭅ वाला 32-िबट माइᮓोᮧोसेसर ह।ै 
इसमᱶ 152 इं᭭ᮝ᭍शन सेट के साथ एक सामा᭠य-उ᳎े᭫य आ᳸कटे᭍चर ह ैऔर 
माइᮓो ᮧोᮕा᭥ड कंᮝोल का उपयोग करता ह।ै इसमᱶ बᱫीस 32-िबट 
रिज᭭टर ह ᱹऔर यह अिधकतम 4096M मेमोरी श᭣दᲂ को संबोिधत कर 

सकता ह।ै िडवाइस -55°C से +125°C तक के बड़ ेतापमान रᱶज मᱶ काम 
कर सकता ह ै और इसका संकुलन हमᱷᳯटक सीलबंद 181 िपन िᮕड ऐरे 
संकुल मᱶ ᳰकया गया ह।ै डटेा ᮧकार 16/32-िबट ᳰफ᭍᭭ड पॉइंट, 16/32-

िबट अनसाइनड और 64-िबट IEE754 ᮆलोᳳटग पॉइंट समᳶथत ह।ᱹ 

 

िवशषेताएं 
 32-िबट माइᮓोᮧोसेसर 
 ᳲसगल 3.3 V स᭡लाई ऑपरेट करना 

 100 MHz ऑपरेट करने कᳱ आवृिᱫ 

 शांत स᭡लाई धारा < 10 mA 

 ऑपरेट करने कᳱ शिᲦ < 500 mW 

 ऑपरेट करने का तापमान -55ºC से 125ºC 
 परीᭃण यो᭏यता िवशेषताए:ं ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 181 िपन CPGA म ेसंकुलन  
 152 िनदᱷश 
 बाहरी एᮟसे बस का आकार: 20 िबट 
 सॉᮆटवेयर इंटर᭡ट: 256 
 टाइमर कᳱ सं᭎या: 4 32-िबट टाइमसᭅ  
 दो ऑन-िचप 1553B बस इंटरफेस  

 ए.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 
 

िवᮓम 3201 को पनु: ᮧयो᭔य ᮧᭃेपण यान (आरएलवी) मᱶ उपयोग करन ेकᳱ योजना ह।ै 
 

  

32-िबट ᮧोससेर िवᮓम 3201 एल.वी.आर. (एम.सी.एम.1) के साथ 
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उ᭜पाद िववरण 
क᭨पना 3201 एक 32-िबट माइᮓोᮧोसेसर ह ैिजसमᱶ ᮆलोइंग पॉइंट सपोटᭅ 
ह।ै इसकᳱ वा᭭तुकला IEEE-1754 आई.एस.ए. इं᭭ᮝ᭍शन सेट आ᳸कटे᭍चर 
पर आधाᳯरत ह।ै ᮧोसेसर आर.आई.एस.सी. हाडᭅवेयर िनयंᮢण का उपयोग 
करता ह ैऔर इसमᱶ ᮆलोइंग पॉइंट सपोटᭅ ह।ै िडवाइस एक बड़ े तापमान 
रᱶज - 55 िडᮕी सेि᭨सयस से +125 िडᮕी सेि᭨सयस पर काम कर सकता ह ै
और इसका संकुलन हमᱷᳯटक सीलबंद 181 िपन िᮕड ऐरे संकुल मᱶ ᳰकया 
गया ह।ै समᳶथत डेटा ᮧकार 8/16/32/64-िबट ᳰफ᭍᭭ड पॉइंट, 

8/16/32/64-िबट अनसाइनड और 32/64-िबट IEE754 ᮆलोइंग पॉइंट 
ह।ᱹ 

 

िवशषेताएं 
 32-िबट माइᮓोᮧोसेसर 
 ᳲसगल 3.3 V स᭡लाई ऑपरेट करना 

 210 MHz ऑपरेट करने कᳱ आवृिᱫ 

 शांत स᭡लाई धारा < 10 mA 

 ऑपरेट करने कᳱ शिᲦ < 500 mW 

 ऑपरेट करने का तापमान -55ºC से 125ºC 
 परीᭃण यो᭏यता िवशषेताए:ं ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 िनदᱷशᲂ कᳱ सं᭎या: 107, 32 िबट  
 बाहरी एᮟᳲेसग बस का आकार: 22 िबट 
 इंटर᭡ट: 11 (4 बाहरी, 7 आतंᳯरक) 
 ᮝैप: 19 अपवाद 
 टाइमर कᳱ सं᭎या: 4 32-िबट   टाइमसᭅ 
 दो ऑन-िचप 1553B बस इंटरफेस 

 181 िपन CPGA म ेसंकुलन  

 ए.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 
 
इसका उपयोग नािवक (NavIC)समᳶथत  इनᳶशयल निेवगशेन िस᭭टम (NAINS) मᱶ ᳰकए जान ेकᳱ योजना ह।ै 

 

  

  

32-िबट ᮧोससेर क᭨पना 3201 एल.वी.आर. (एम.सी.एम.3) के साथ  
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उ᭜पाद िववरण 

ओ.बी.सी.-2.1 ए.एस.आई.सी. आ᳸कटे᭍चर 8-िबट ए᭥बेडडे माइᮓो-

कंᮝोलर सो᭢ट कोर (DW8051) पर आधाᳯरत ह।ै 8051 को िवशेष 

फ़ं᭍शन रिज᭭टर (एस.एफ.आर.) या मेमोरी बस के मा᭟यम से पᳯरधीय 

मॉᲽूल के साथ जोड़ा जाता ह।ै इसमे DW8051 पर मैप कᳱ गई ऑन-

िचप मेमोरी को Mil-Std-1553 ᳯरमोट टᳶमनल (RT) फ़ं᭍शनैिलटी को 
लागू ᳰकया गया ह।ै  
िवशषेताएं 
 8-िबट ए᭥बेडडे माइᮓो-कंᮝोलर सॉ᭢ट कोर 
 ᳲसगल 3.3 V स᭡लाई ऑपरेट 

 48 MHz ऑपरेट ᮨᳱᲤᱶसी 

 शांत स᭡लाई धारा < 10 mA 

 ऑपरेट पावर < 2 W 

 ऑपरेट तापमान: -55ºC से 125ºC 
 256 िपन िसरेिमक Ფाड ᭢लटै संकुल/सरेᲤाड 
 32-िबट ᭢लोᳳटग पॉइंट कोᮧोसेसर (IEEE 754 तुलनीय)   

 कुल 6 UART (1-RS422, 3-CMOS, 2-RS485) 

 ऑन-िचप SRAM: 256 x 8 िबट 

 ADC (8 चैनल के साथ ड᭨ेटा िस᭏मा ADC MUX) 

 ऑन-िचप िमल 1553B RT कोर 

 ए.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 
 

 

  

ऑन-बोडᭅ कंᮝोलर ए.एस.आई.सी. (ओ.बी.सी.- V2.1) 
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उ᭜पाद िववरण 

ओ.बी.सी.-2.3 ए.एस.आई.सी. आ᳸कटे᭍चर 8-िबट ए᭥बेडडे माइᮓो-

कंᮝोलर सो᭢ट कोर (DW8051) पर आधाᳯरत ह।ै 8051 को िवशेष 

फ़ं᭍शन रिज᭭टर (एस.एफ.आर.) या मेमोरी बस के मा᭟यम से पᳯरधीय 
मॉᲽूल के साथ जोड़ा जाता ह।ै इसमे 32-िबट ᮆलोᳳटग पॉइंट कोᮧोसेसर 
(IEEE 754 तुलनीय) और कुल 6 UART (1-RS422, 3-CMOS, 2-

RS485) ह ᱹ।  
िवशषेताएं 
 8-िबट ए᭥बेडडे माइᮓो-कंᮝोलर सॉ᭢ट कोर 
 ᳲसगल 3.3 V स᭡लाई ऑपरेट 

 24 MHz ऑपरेट ᮨᳱᲤᱶसी 

 शांत स᭡लाई धारा < 10 mA 

 ऑपरेट पावर <  W 

 ऑपरेट तापमान: -55ºC से 125ºC 
 256 िपन िसरेिमक Ფाड ᭢लटै संकुल/सरेᲤाड 
 ऑन-िचप SRAM: 1024 x 8 िबट 

 ADC (8 चैनल MUX के साथ ड᭨ेटा िस᭏मा ADC) 

 ए.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 MIL STD 883 के अनसुार यो᭏य 
 

 

इस उपकरण न ेआयाितत उपकरणᲂ कᳱ जगह ल ेली ह।ै इस ेEOS-04 के RISAT-1A पलेोड मᱶ सफलतापवूᭅक उड़ाया 
गया ह ै। 
 

 

  

ऑन-बोडᭅ कंᮝोलर ए.एस.आई.सी. (ओ.बी.सी.- V2.3) 
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उ᭜पाद िववरण 

टाइल सीᳯरयल ᮧोटोकॉल (टी.एस.पी.) एक क᭭टम ᮧोटोकॉल ह ै िजसका 
उपयोग चरणब᳍ सरणी रडार के िवतᳯरत िनयंᮢण उप-ᮧणािलयᲂ के िलए 
ᳰकया जाता ह।ै यह ᮧोटोकॉल दरूसंचार/दरूसंचार डटेा के संचार के साथ-
साथ कᱶ ᮤीय पेलोड िनयंᮢ क (पी.एल.सी.) से िवतᳯरत टी/आर िनयंᮢकᲂ 

(टी.आर.सी.) तक िसᲨल संचार के िलए उपयोगी होगा। ᮧ᭭तािवत 

ᮧोटोकॉल का लाभ फ़ाइल हानᱷस मᱶ भारी कमी, िडबग मᱶ आसानी और 
फ़ाइल िनयंᮢण ᮧबंधन का मानकᳱकरण ह।ै टी.एस.पी. ए.एस.आई.सी. 
एक िमि᮰त िसᲨल ए.एस.आई.सी. ह ैिजसमᱶ िडिजटल मॉᲽूल शािमल ह:ᱹ 

 

िवशषेताएं 
 ᳲसक प᭨स जनरेटर 
 टाइᳲमग िसᲨल सᱹपलर 
 टाइᳲमग िसᲨल जनरेटर 
 ᮨेम एनकोडर और िडकोडर 
 एक ᮨेम टाइमर 
 फेल सेफ मॉᲽूल 
 वेव एनकोडर और िडकोडर 
 ᮧा᳙ चैनल चयनकताᭅ 
 िवशषे फ़ं᭍शन रिज᭭टर मॉᲽूल 
 इंटर᭡ट जनरेशन मॉᲽूल 
 ᭍लॉक िडवाइड मॉᲽूल 
 मेमोरी रैपर 
 DPRAM 

एनालॉग मॉᲽूल:  
दो RS-485 िडफरᱶिशयल ᮝांसीवर  
LDO 

 

 

  

टाइल सीᳯरयल ᮧोटोकॉल (टीएसपी) एएसआईसी 
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उ᭜पाद िववरण 
बी.ई.ए᭍स.एम.-आर.पी.टी.आर. का उपयोग िडकोडर-एनकोडर िनयंᮢक 
स᳸कटरी का उपयोग करके िसᲨल को पुनजᱮिवत करने के मा᭟यम से 
1553B बस कᳱ लंबाई बढ़ाने के िलए ᳰकया जाता ह।ै 

 
िवशषेताएं 
 पावर स᭡लाई कोर:1.8V, I/O:3.3V 

 ᭍लॉक ᯋᳱᲤᱶसी 12 MHz 

 I/O कᳱ सं᭎या 16 

 I/O के ᮧकार 3.3V CMOS 

 ऊजाᭅ ᭃय: 12 MHz पर 10 mW  

 ऑपरेᳳटग तापमान -55ºC से 125ºC 

 800 mW (अिधकतम) पर पावर खपत 
 परीᭃण यो᭏यता: ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 ESD संवेदनशीलता 2kV HBM 
 64 िपन िसरेिमक Ფाड ᭢लैट संकुल 
 ए.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 MIL STD 883 के अनसुार यो᭏य 

 

  

बस ए᭍सटᱶडर मॉᲽलू एएसआईसी (बीईए᭍सएम) 
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उ᭜पाद िववरण 

िडिजटल सवᲃ लूप SC1119-0 को ए.एस.आई.सी. आधाᳯरत िसरेिमक 

सवᲃ ᭜वरणमापी (सी.एस.ए.) मᱶ उपयोग करने कᳱ योजना ह।ै उᲬ िवभेदन 

᭜वरणमापी आउटपुट सीधे संसूचक से उपल᭣ध होगा, िजससे िडिजटल 

कनवटᭅर स᳸कट कᳱ आव᭫यकता नहᱭ होगी। 180nm सीमॉस तकनीक 

᳇ारा समᳶथत स᳸कट ᭣लॉक ए.सी.एल. के मा᭟यम से एक ए.एस.आई.सी.  
िचप के ᱨप मᱶ बनाए जाते ह।ᱹ डी.एस.एल.  ए.एस.आई.सी. अंतरा᭜मक ᮧी 
ए᭥पलीफायर और कुछ Ჷूᳲनग त᭜वᲂ के साथ ए.एस.आई.सी. आधाᳯरत 
सी.एस.ए. के िलए संपूणᭅ इल᭍ेᮝॉिन᭍स का िनमाᭅण करेगा। यह सी.एस.ए. 
सᱶसर हाउᳲसग के भीतर सᱶᳲसग के साथ-साथ इले᭍ᮝॉिन᭍स के एकᳱकरण 
को सᭃम करेगा। 

 

िवशषेताएं 
 5V ± 10% ᳲसगल पावर स᭡लाई 

 30 mA सोसᭅ/ᳲसक ᭃमता 

 कम शांत धारा 1uA 

  IIH <100 nA, IIL = 250-350 uA  

 ऑपरेᳳटग तापमान -55ºC से 125ºC 

 64 लीड CQFP (z-टाइप) मᱶ संकुिलत  

 ए.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 
 डाई / क᭭टम संकुल िवक᭨प 

 

 

  

िडिजटल सवᲃ लपू (डीएसएल) एएसआईसी 
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उ᭜पाद िववरण 
हशै जनरेटर एक संदशे चेकसम जनरेटर और एक पᳯरधीय िचप ह ैिजसमᱶ 
सामा᭠य ᮧयोजन ᮧोसेसर के साथ उपयोग के िलए एक मानक इंटरफ़ेस है। 

इसमᱶ 16-िबट ि᳇ᳰदशा᭜मक डेटा बस (Dbus [15:0]), पता लाइनᱶ [3:0], 

िनयंᮢण िसᲨल (CS_, WR_RD_, और RST_), कॉि᭠फ़गरेशन िसᲨल 

एनएम (nm), 13 ᭍लॉक और 2 आउटपुट िसᲨल ह।ᱹ संदशे चेकसम 

जनरेटर ᭣लॉक दो ऑपरेᳳटग मोड यानी मोड-0 और मोड-1 मᱶ संदशे 
चेकसम उ᭜प᳖ करता ह।ै इसे िडिजटल लॉिजक के ᱨप मᱶ लागू ᳰकया जाता 

ह।ै मोड 0 मᱶ, एक ᭭व-संचािलत ᮲ोत से डटेा को समय-समय पर सᱹपल 

ᳰकया जाता ह ैऔर संदशे चेकसम उ᭜प᳖ करने के िलए पो᭭ट-ᮧोसेस ᳰकया 
जाता ह।ै यह ᮨᳱ-रᳲनग मोड ह।ै मोड-1 मᱶ ᮧोसेसर ᳇ारा एक ᭄ात इनपुट 
लागू ᳰकया जाता ह।ै डटेा के ᮧ᭜येक ᭣लॉक को संदशे चेकसम जनरेटर ᭣लॉक 
मᱶ िलखा जाता ह ैऔर चेकसम बनाने के िलए पो᭭टᮧोसेᳲसग ᭣लॉक ᳇ारा 
आगे संसािधत ᳰकया जाता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 
 SC1219-0 (पावर स᭡लाई: 5V±0.5V) 

 SC1137-0 (पावर स᭡लाई: 3.3V±0.3V) 

 4 mA सोसᭅ/ᳲसक ᭃमता 

 स᭡लाई करंट: 3mA 

 ऑपरेᳳटग तापमान: -55ºC से 125ºC 

 ए.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 
 डाई / क᭭टम संकुल िवक᭨प 

 

 

  

संदशे चेकसम (हशै) जनरेटर 
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उ᭜पाद िववरण 
एम.आई.डी.य.ू ए.एस.आई.सी. को ᳰकसी भी ᮕाउंड आधाᳯरत सैटकॉम 

(SATCOM) टᳶमनल मᱶ एक मह᭜वपूणᭅ घटक बनाने के िलए िवकिसत 

ᳰकया गया ह।ै यह मॉᲽूलेशन योजनाᲐ (BPSK / QPSK / 8-PSK / 

16-QAM), फॉरवडᭅ ᮢुᳯट सुधार तकनीकᲂ (क᭠वोलेशन, रीड-सोले᳜ और 

टबᲃ) कᳱ िव᭭तृत ᮰ृंखला का समथᭅन करता ह।ै एम.आई.डी.य.ू 2.4 Kbps 

से 40 Mbps और 0 से 25 मेगाह᭗जᭅ तक कᳱ डेटा दर ᮧदान करता ह।ै 

एम.आई.डी.य.ू कॉि᭠फ़गरेशन और M&C यानी SPI, UART और JTAG 

के िलए 3 मोड का समथᭅन करता ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 
 3.3 V I/O पैड पावर स᭡लाई 

 1.8 V कोर स᭡लाई 

 एस.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस तकनीक 

 ऑपरेट करने यो᭏य ᭍लॉक ᯋᳱᲤᱶ सी 100 MHz 

 3.3V LVTTL के साथ 107 I/O 

 इंटरफ़ेस: SPI, UART, JTAG 

 ऑपरेट करने यो᭏य तापमान -40ºC से 85ºC (औ᳒ोिगक ᮕेड) 
 परीᭃण यो᭏यता िवशेषताए:ं ᭭कैन और फ़ं᭍शनल 
 164 िपन CQFP मᱶ संकुिलत  

 

  

मॉडमे इन-डोर यूिनट (एम.आई.डी.य.ू) ए.एस.आई.सी. 
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उ᭜पाद िववरण 

SC1702-0 2 MBit ᳲसᮓोनस एस-रैम ह ै िजसे एस.सी.एल.SCL कᳱ 

180 nm सीमॉस तकनीक मᱶ अिभकि᭨पत ᳰकया गया ह।ै 128Kbit मेमोरी 

को सोलह (16) बार दोहराया जाता ह ैताᳰक 2Mbit मेमोरी ᮧा᳙ हो सके। 

᳞व᭭था 128 Kbit मेमोरी कᳱ चार (04) पंिᲦयᲂ और चार (04) ᭭तंभᲂ 

कᳱ ह।ै मेमोरी मᱶ 17 एᮟसे लाइन (A0 से A16) और 16 डेटा लाइन 

(DIO_0 से DIO_15) ह।ᱹ िचप सेले᭍ट (सी.एस.बी.) िपन उपयोगकताᭅ को 

वांिछत होने पर िडवाइस को अचयिनत करने कᳱ अनुमित दतेा ह।ै यᳰद 

सी.एस.बी. उᲬ ह,ै तो कोई नया मेमोरी ऑपरेशन शᱨु नहᱭ ᳰकया जाता 

ह।ै ओ.ई.बी. सी.एल.के. के राइᳲजग ए᭙ज पर पढ़ने और ड᭣ल.ूई.बी. 

िलखने के ऑपरेशन को सᭃम बनाता ह।ै सी.एल.के. कᳱ फॉᳲलग ए᭙ज पर 
कोई ऑपरेशन नहᱭ ᳰकया जाएगा। 

 

 

िवशषेताएं 
 I/O पडै के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 कोर के िलए 1.8 V स᭡लाई 

 हाई ᭭पीड 40 मेगाह᭗जᭅ ऑपरेट करना 

 ए᭍सेस टाइम 10ns 

 ऑपरेᳳटग तापमान -55ºC से 125ºC 

 एस.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस ᮧोसेस तकनीक 

 68 लीड CQFJ मᱶ संकुिलत  

 

 

 

  

2M िबट ᳲसᮓोनस एस.ए.आर.एम. 
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उ᭜पाद िववरण 

SCL SC1301-1 एक उᲬ ᮧदशᭅन सीमॉस ᭭टैᳯटक रैम ह ैिजसे 8 िब᭗स 

᳇ारा 32,768 श᭣दᲂ के ᱨप मᱶ ᳞वि᭭थत ᳰकया गया ह।ै िडवाइस पर 

राइᳳटग िचप सेल᭍ेट (सी.एस.) और राइट इनेबल (ड᭣ल.ूई.) इनपुट को 

कम करके ᳰकया जाता ह।ै िडवाइस से रीᳲडग िचप सेल᭍ेट (सी.एस.) और 

आउटपुट इनेबल (ओ.ई.) को कम करके राइट इनेबल (ड᭣ल.ूई.) को उᲬ 

करके ᳰकया जाता ह।ै इनपुट/आउटपुट िपन (I/O1 से I/O8) को उᲬ-

ᮧितबाधा ि᭭थित मᱶ रखा जाता ह ैजब िडवाइस को अचयिनत ᳰकया जाता 

ह ै (सी.एस. उᲬ), या ओ.ई. और ड᭣ल.ूई. दोनᲂ को उᲬ और सी.एस. को 

कम रखा जाता ह।ै एस.सी.एल. SC1301-1 मानक 68-िपन CQFP 

SOJ संकुल के साथ उपल᭣ध ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 
 I/O पडै के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 कोर के िलए 1.8 V स᭡लाई 

 हाई ᭭पीड 25 मेगाह᭗जᭅ ऑपरेट करना 

 ए᭍सेस टाइम 22 ns 

 ऑपरेᳳटग तापमान -55ºC से 125ºC 

 एस.सी.एल कᳱ 180nm सीमॉस ᮧोसेस तकनीक 

 68 लीड CQFJ मᱶ संकुिलत  

 

 

  

256K िबट, 32K x 8 एᳲसᮓोनस एस.ए.आर.एम. 



 
 

 

 
       94 

 

उ᭜पाद िववरण 
वोᳳटग लॉिजक का उपयोग करते ᱟए ᳯᮝपल मॉᲽूलर ᳯरडडंᱶसी 

(टी.एम.आर) तकनीक का उपयोग रेडहाडᭅ डुअल पोटᭅ एस.ए.आर.एम. को 

साकार करने के िलए ᳰकया जाता ह।ै बफᳳरग के साथ टी.एम.आर. को 
साकार करने मᱶ उपयोग ᳰकए जाने वाले अितᳯरᲦ लॉिजक सेल 
एस.सी.एल. के आर. एच. मानक सेल लाइᮩेरी से चुने गए थे। दोहरे पोटᭅ 

मेमोरी मᱶ, ᮧ᭜येक पोटᭅ (1 या 2 लेबल) पूरी तरह से ᭭वतंᮢ ह,ै और पते कᳱ 

सामᮕी के मामले को छोड़कर पोटᭅ के एक दसूरे से संबंिधत होने पर कोई 

ᮧितबंध नहᱭ ह।ै ᭍यᲂᳰक पोटᭅ 1 और 2 पूरी तरह से समिमत ह,ᱹ इसिलए 

िववरण दोनᲂ पोटᭅ पर लागू होते ह:ᱹ पोटᭅ को अलग करने के िलए, िपन 

श᭣द का उपयोग पोटᭅ "पी" के िपन को संदᳶभत करने के िलए ᳰकया जाता 

ह,ै जहां पी या तो 1 या 2 ह।ै 

 

 

िवशषेताएं 
 I/O पडै के िलए 3.3V पावर स᭡लाई 

 कोर के िलए 1.8 V स᭡लाई 

 ᳲसᮓोनस ऑपरेशन (50MHz) 

 ऑपरेशन तापमान -55ºC से 125ºC 

 64 िपन सेरᲤाड मᱶ संकुिलत  

 एस.सी.एल. कᳱ 180nm सीमॉस ᮧोसेस तकनीक 

 100 kRad तक TID ᮧितरिᭃत 

 70 MeV-cm2/mg तक SEU/SEL ᮧितरिᭃत 

 िचप का आकार 2.350 x 2.000 िममी 

 

  

रेडहाडᭅ डुअल पोटᭅ एसएआरएम 4K x 8 
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उ᭜पाद िववरण 
एस.डी 3101 एक ᮨेम ᮝांसफर एᳯरया सी.सी.डी. इमजे संसूचक ह ैिजसमᱶ 

4000 िप᭍सल कᳱ 48 पंिᲦयाँ ह,ᱹ िज᭠हᱶ ऑफ-िचप टी.डी.आई मोड मᱶ 

संचािलत करने के िलए अिभक᭨प ᳰकया गया ह।ै समानांतर और सीᳯरयल 

रीडआउट रिज᭭टर 4-चरण, N-बᳯरड चैनल ᮧकार के ह।ᱹ िचप पर िबजली 

अप᳞य को कम करने के िलए आउटपटु पोटᭅ कै᭭केᳲडग सुिवधा कम 
आउटपुट के साथ कम दर पर संचालन के िलए ᮧदान कᳱ जाती ह।ै 

 

 

 
िवशषेताएं 
 10 μm िपच के साथ 10 μm वगᭅ िप᭍सेल। 

 4000 x 48 ᯋेम ᮝांसफ़र आ᳸कटे᭍चर। 

 कै᭭केᳲडग िवशेषताᲐ के साथ 8 आउटपटु पोटᭅ। 

 तरंग लंबाई रᱶज 410 nm स े1010 nm। 

 64 िपन िसरेिमक डीआईपी संकुल। 

 

 

  

ᮨेम ᮝांसफर सीसीडी इमजेर 4K x 48 
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उ᭜पाद िववरण 

SD3113-0 िडवाइस एक ᮨेम ᮝांसफर सी.सी.डी. ह।ै इमेज ᭃेᮢ मᱶ इमेज 

को सᱶस करने और फोटो-जनरेटेड चाजᭅ को इकᲶा करने के िलए 1000 x 

60 कᳱ एक सरणी होती ह।ै इमेज ᭃेᮢ को दो भागᲂ मᱶ िवभािजत ᳰकया 

जाता ह,ै िजसे बाद मᱶ चार रीडआउट िश᭢ट रिज᭭टर के मा᭟यम से पढ़ा 

जाता ह;ै दो िश᭢ट रिज᭭टर इमेज ᭃेᮢ के शीषᭅ पर होते ह ᱹऔर अ᭠य दो 

िश᭢ट रिज᭭टर इमेज ᭃेᮢ के बूम पर होते ह।ᱹ इमेज ᭃेᮢ और ᭭टोरेज को 8 
डाकᭅ  आइसोलेशन पंिᲦयᲂ और 3 अनशी᭨ड पंिᲦयᲂ ᳇ारा अलग ᳰकया 
जाता ह।ै ᮧ᭜येक रीडआउट िश᭢ट रिज᭭टर एक आउटपुट से᭍शन मᱶ समा᳙ 
होता ह।ै िडवाइस मᱶ िव᳒ुत ᳲबदᲐु को िडवाइस पैड के मा᭟यम से ए᭍सेस 
ᳰकया जाता ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 
 सरणी आकार: 1000 x 60 

 िप᭍सेल िपच: 11 μm 

 िप᭍सेल आकार: 11 μm x 26 μm 

 ᱨपांतरण लाभ: ~ 4 μV/e 

 डाकᭅ  आइसोलेशन पंिᲦयाँ: 8 (बी/ड᭣᭨यू छिव और भंडारण ᭃेᮢ) 

 डाकᭅ  आइसोलेशन कॉलम: 6 (दोनᲂ तरफ) 

 आउटपटु पोटᭅ: 4 

 वᳶशकल ᮝांसफर: 4 चरण 

 ᭃैितज रिज᭭टर ᮝांसफर: 4 चरण 

 एस.सी.एल. कᳱ 0.18μ सीमॉस तकनीक 

 

 

  

ᮨेम ᮝांसफर सीसीडी इमजेर 1K x 60 
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उ᭜पाद िववरण 

SD3301 एक उᲬ िवभेदन, उᲬ डटेा दर, 12288 िप᭍सेल दृ᭫ यमान 

टी.डी.आई. रैिखक इमेजर ह।ै ᮧ᭜येक िप᭍सेल मᱶ चाजᭅ इंटीᮕेशन के िलए 

सी.सी.डी (फोटो-गेट) सᱶसर के 96 चरण होते ह।ᱹ उᲬ डटेा दर के िलए 

चौबीस रीडआउट िश᭢ट रिज᭭टर ह।ᱹ समानांतर िश᭢ट रिज᭭टर 4-चरण 

एन-बᳯरड चैनल ᮧकार के होते ह,ᱹ जो फोटो-िडटे᭍शन, चाजᭅ इंटीᮕेशन और 

चाजᭅ ᮝांसफर के कई उ᳎े᭫यᲂ को पूरा करते ह।ᱹ समानांतर िश᭢ट रिज᭭टर मᱶ 

ᮝांसफर कᳱ एक िवशेष दर के िलए, इंटीᮕेशन को सभी 96 के बजाय 2, 8 

या 32 चरणᲂ का उपयोग करके बदला जा सकता ह।ै यह संबंिधत िपनᲂ 

पर उपयुᲦ ᭍लॉक िसᲨल लगाकर ᳰकया जाता ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 
 िप᭍सेल आकार: 8 μm x 8 μm 

 िप᭍सेल िपच: 8 μm 
 अिधकतम एकᳱकरण चरण: 96 
 एकᳱकरण चरणᲂ कᳱ पᳯरवतᭅनीय सं᭎या 
 तेज़ रीडआउट के िलए चौबीस आउटपुट 
 आउटपटु कᳱ कम सं᭎या के िलए कै᭭केᳲडग सुिवधा। 

 

 

  

12K दृ᭫ यमान सीसीडी टीडीआई इमजेर 
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उ᭜पाद िववरण 
ए.एल.आई.एस.एस. या एडवां᭭ड लीिनयर इमेᳲजग ᭭कैᳲनग सᱶसर एक 

ᳲसगल ऐरे फोटोडायोड सी.सी.डी. सᱶसर ह।ै इसमᱶ रैिखक 14k फोटो-

डायोड और फोटोडायोड ऐरे के बाएँ और दाएँ दोनᲂ तरफ 16 आइसोलेटेड 

िप᭍सेल होते ह।ᱹ ᮧ᭜येक िप᭍सेल मᱶ दो ᭭टोरेज गेट और एक ᮝांसफर गेट 

होता ह ै जो ᭃैितज िश᭢ट रिज᭭टर (एच.एस.आर.) को जोड़ता ह।ै 

आ᳸कटे᭍चर मᱶ एच.एस.आर. के 10 सेट ह ᱹयानी, ᮧित एच.एस.आर. सेट 

1400 िप᭍सेल। िवषम िप᭍सेल पोटᭅ 1 से पोटᭅ 5 तक रीडआउट ᳰकए जाते 

ह ᱹऔर सम िप᭍सेल पोटᭅ 6 से पोटᭅ 10 तक रीडआउट ᳰकए जाते ह।ᱹ दो 

वैᳯरएंट बनाए गए ह,ᱹ SD3002-0 एंᳯट-᭣लूᳲमग के साथ और SD3005-0 

एंᳯट-᭣लूᳲमग के िबना। 

 

 
 

िवशषेताएं 
 िडवाइस का आकार: 116.1 िममी x 5.2 िममी 

 सᳰᮓय त᭜व: 14032 x 1 िप᭍सेल 
 िप᭍सेल िपच: 8 माइᮓोन 
 वीिडयो आउटपटु: 10 
 ᮧित रीडआउट त᭜व: 1400 
 व᳷टकल ᮝांसफर 2-चरण 
 व᳷टकल लाइन ᮝांसफर दर: 0.33 kHz 
 ᭃैितज रिज᭭टर ᮝांसफर: 4-चरण 
 रीडआउट दर: 0.5 मेगाह᭗जᭅ 
 एक वैᳯरएटं मᱶ एंᳯट-᭣लूᳲमग सुिवधा उपल᭣ध ह।ै 

 

  

उ᳖त रैिखक इमᳲेजग ᭭कैᳲनग सᱶसर 14032 X 1 
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उ᭜पाद िववरण 

एस.सी.एल मᱶ िवकिसत आर.ओ.आई.सी. सᳰᮓय सरणी आकार 384 x 

288 है िजसमᱶ सᳰᮓय सरणी के चारᲂ ओर 2 डमी ᳳरग ह।ᱹ यह ROIC एक 

᭭लेव मोड िडवाइस ह ैिजसे इनपुट के ᱨप मᱶ मा᭭टर ᭍लॉक, मा᭭टर रीसेट, 

ᮨेम ᳲसक और इंटीᮕेशन िसᲨल कᳱ आव᭫यकता होती ह ै और यह 

उपयोगकताᭅ को दो एनालॉग आउटपुट के साथ लाइन ᳲसक िसᲨल, डटेा 

ᳲसᮓोनाइज़ेशन िसᲨल देता ह।ै यह दो रीडआउट मोड का समथᭅन करता ह ै
और केवल ᳩैपशॉट मोड मᱶ काम करता ह।ै उपयोगकताᭅ सीᳯरयल इंटरफ़ेस 
का उपयोग करके िनयंᮢण रिज᭭टर को ᮧोᮕाᳲमग करके िविभ᳖ ऑपरेᳳटग 
मोड चुन सकता ह ैऔर यहां तक ᳰक ऑपरेशन के िडफ़ॉ᭨ट मोड का उपयोग 
भी कर सकता ह।ै िनयंᮢण रिज᭭टर कᳱ ᮧोᮕाᳲमग एस.पी.आई. कᳱ मदद से 
िनयंᮢण रिज᭭टर मᱶ उपयुᲦ िनयंᮢण श᭣द िलखकर कᳱ जा सकती ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 
 बेिसक ऐरे साइज़: 384 x 288 

 ऐरे साइज़ (डाकᭅ  ᳳर᭏स): 388 x 292 

 िप᭍सेल िपच: 15 μm 

 इंिडयम ब᭥प ओपᳲनग: 7 μm 
 आउटपटु पोटᭅ: 2 
 आउटपटु दर: 20 मेगाह᭗जᭅ (एनालॉग) 
 ᮨेम दर (अिधकतम): 140 एफपीएस 
 आउटपटु रᱶज (᭠यूनतम): 1 वी 
 रीडआउट मोड: आईटीआर/आईड᭣᭨यूआर 
 तापमान सᱶसर: 4  
 ᮧोᮕामेबल वेल कैपिेसटᱶस: 3 और 2 मी 
 कुल औसत पावर: 94 mW 
 एच-ि᭢लप और वी-ि᭢लप: हां 
 ऑपरेᳳटग तापमान (टीए): 77K से 100K 

 एससीएल कᳱ 0.18μ सीमॉस ᮧौ᳒ोिगकᳱ 

 

आर.ओ.आई.सी. 
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उ᭜पाद िववरण 

िसिलकॉन फोटोम᭨टी᭡लायर एक नया, उᲬ लाभ वाला, एकल फोटॉन 

संवेदनशील संसूचक ह।ै इसमᱶ समान और ᭭वतंᮢ ए᭪लᱼ᭠च फोटोडायोड 

िप᭍सेल कᳱ समानांतर सरणी होती ह,ै िजसमᱶ ᮧ᭜येक िप᭍सेल डायोड एक 

᮰ृंखला ᮧितरोधक (~ कुछ सौ ᳰकलो ओम) के मा᭟यम से बायस वो᭨टेज 

आपᳶूत से जुड़ा होता ह।ै िडवाइस िन᳜ आकार मᱶ उपल᭣ध ह:ै 1.5 x 1.5 

वगᭅ िममी (िप᭍सल आकार 50µm x 50µm और 10µm x 10µm) 3 x 

3 वगᭅ िममी (िप᭍सल आकार 50µm  x 50µm  और 10µm  x 10µm ) 

3 िममी गोलाकार ᳞ास 

 

 
 

िवशषेताएं 
 ᮩेकडाउन वो᭨टेज (BV): 22 V 

 ओवर-बायस वो᭨टेज: 2V (अिधकतम) 

 BV का तापमान गुणांक: 22mV/°C (तापमान रᱶज:-243 से 323 K) 

 कुल लीकेज करंट:<5nA/cm2 (20 V पर) 

 डाकᭅ  काउंट रेट: 350 से 700kHz (3*3 वगᭅ िममी) और 370 से 500 kHz (1.5*1.5 वगᭅ िममी) 

 ᳯरकवरी समय: 100ns 

 िजयोमेᳯᮝकल ᳰफल फै᭍टर: 50µm िप᭍सेल साइज़ के िलए 70% और 10µm िप᭍सेल साइज़ SiPMs के िलए 15% 

 

 

  

िसिलकॉन फोटोम᭨टी᭡लायर 
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उ᭜पाद िववरण 
सुरᭃा उ᳎े᭫य के िलए व᭭तुᲐ कᳱ ᭭कैᳲनग के िलए ए᭍स-रे बैगेज (टाइप-ए) 
और कागᲃ िनरीᭃण ᮧणाली (टाइप-बी)। िस᭭टम वतᭅमान मᱶ आयाितत 
डायोड सरणी िडटे᭍टरᲂ का उपयोग करते ह।ᱹ एस.सी.एल. ने इन 
अनुᮧयोगᲂ के िलए िपन फोटोडायोड सरिणयᲂ का िनमाᭅण शुᱨ ᳰकया ह।ै 
फोटोडायोड उᲬ ᮧितरोधकता एन-टाइप ᭢लोट ज़ोन वेफ़सᭅ पर िनᳶमत बड़े 

ᭃेᮢ वाले P-I-N फोटोडायोड ह।ᱹ डायोड P+ गाडᭅ ᳳरग मᱶ संलᲨ ह।ᱹ 

 

 
 

िवशषेताएं 
 िप᭍सेल कᳱ सं᭎या: 16 (टाइप-ए)/ ᳲसगल फोटोडायोड (टाइप-बी) 
 िप᭍सेल का आकार: 3.2 िममी × 1.4 िममी/ 3 सेमी × 0.4 सेमी 
 िप᭍सेल िपच: 1.5 िममी 
 िचप का आकार: लगभग 3.2 िममी × 24 िममी / लगभग 3.5 सेमी x 0.5 सेमी 

 डाकᭅ  करंट < 500pA @ 10V/ < 1nA @10V 

 ᮧितᳰᮓयाशीलता - 540nm कᳱ तरंग द᭟ैयᭅ पर 0.3 A/W 

 

  

ए᭍स-रे िस᭭टम के िलए फोटोडायोड िडटे᭍टर 
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उ᭜पाद िववरण 
एस.सी.एल के म᭥ेस आधाᳯरत दबाव सᱶसर चार पीजो-ᮧितरोधकᲂ 
के पुल के ᱨप मᱶ ह ᱹ जो लागू दबाव के अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक 
आउटपुट दतेे ह।ᱹ िनरपᭃे संवेदक मᱶ एक आंतᳯरक िनवाᭅत संदभᭅ 

होता ह।ै इनका उ᳎े᭫य गैर-संᭃारक, गैर-आयिनक कायᭅशील तरल 

पदाथᲄ के साथ उपयोग करना ह;ै जैसे ᳰक हवा और सूखी गैसᱶ। 

 

 
 

िवशषेताएं 
 
 ऑपरेᳳटग रᱶज: 30 बार तक 
 पैकेज: TO हडेर / PCB (COB) 
 क᭭टम संकुल िवक᭨प उपल᭣ध 
 सᱶसर डाई उपल᭣ध ह ᱹ  

 

 

  

अᮧितपᳯूरत दबाव संवदेक 
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उ᭜पाद िववरण 
एस.सी.एल. म᭥ेस आधाᳯरत ᮧेशर संवेदक िवकिसत करने मᱶ शािमल ह।ै 
यह संवेदक चार पीज़ोरेिस᭭टर के िᮩज के ᱨप मᱶ ह ᱹ जो लागू दबाव के 
अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक आउटपुट दतेे ह।ᱹ पूणᭅ उपकरणᲂ मᱶ एक आंतᳯरक 

िनवाᭅत संदभᭅ होता ह।ै दाब संवेदक िसिलकॉन डाई, तेल से भरे एस.एस.-

316एल से बने केस मᱶ रखा जाता ह ैिजससे कठोर और संᭃारक वातावरण 
और मीिडया से इस अलग रखा जा सके। 

 

 

 
 

िवशषेताएं 
 संचालन रᱶज: 1 से 30 बार 
 मापन मोड: िनरपेᭃ 
 िᮩज ᮧितरोध: 2.0K से 4.0K 

 NL+H <0.2% 

 पैकेज: TO हडेर 

 हाउᳲसग और डायाᮨाम: ᭭टेनलेस ᭭टील AISI 316 L 

 

  

तेल स ेभरा अᮧितपᳯूरत दबाव संवेदक 
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उ᭜पाद िववरण 
एससीएल ᳇ारा िवकिसत म᭥ेस आधाᳯरत दाब संवेदक चार पीजो-

ᮧितरोधकᲂ के िᮩज के ᱨप मᱶ ह,ᱹ जो लागू दबाव के अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक 

आउटपुट दतेे ह।ᱹ िनरपᭃे दबाव संवेदक मᱶ एक आंतᳯरक िनवाᭅत संदभᭅ होता 

ह।ै ᮧेशर ᮝांसᲽूसर पूरी तरह से अंशᳰᲣत ह ै और सᱶसर ऑफसेट, 

संवेदनशीलता, तापमान ᮧभावᲂ के िलए ऑन-बोडᭅ एि᭡लकेशन िविश᳥ 

एकᳱकृत स᳸कट (एएसआईसी) का उपयोग करके तापमान ᮧितपूᳶत कᳱ  

जाती ह।ै दबाव के िलए अंशᳰंकत मान लगभग 1 kHz पर अपडटे ᳰकए 

जाते ह।ᱹ ᮝांसᲽूसर पूवᭅ ᮧोᮕाम ᳰकए गए अंशांकन गुणांक के साथ आता ह,ै 

िजसे EEPROM मᱶ लोड ᳰकया जाता ह।ै ᮝांसᲽूसर सही आउटपुट 

वो᭨टेज ᮧदान करता ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 5V ± 0.5V 
 रेिशयोमेᳯᮝक /नॉन रेिशयोमᳯेᮝक आउटपुट 
 पूणᭅ दबाव सीमा 10 बार तक 
 संचालन तापमान: -20ºC से 85ºC 
 एफएसएस (बीएफएसएल) कᳱ 0.25% कᳱ सटीक सटीकता 
 कुल ᮢुᳯट बᱹड (टीईबी) <0.5% एफएसएस 
 उ᳖त सᱶसर इंटरचᱶज ᭃमता 
 पीसीबी माउंटेबल 8-िपन डीआईपी पैकेज 
 गैर-संᭃारक, गैर-आयिनक कायᭅशील तरल पदाथᭅ, जैसे हवा और शु᭬ क गैसᲂ के दबाव को मापने के िलए 

अिभᮧेत ह।ै  
 आवेदन कᳱ आव᭫यकता के आधार पर अनुकूिलत संकुल िवक᭨प 

 

  

तापमान ᮧितपᳯूरत एनालॉग आउटपुट ᮧशेर सᱶसर 
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उ᭜पाद िववरण 
एससीएल ᳇ारा िवकिसत म᭥ेस आधाᳯरत दबाव संवेदक लागू 
दबाव के अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक आउटपुट दनेे के िलए चार पेइज़ो-
ᮧितरोधकᲂ के िᮩज के ᱨप मᱶ ह।ᱹ िनरपेᭃ दबाव संवेदक मᱶ एक 
आंतᳯरक िनवाᭅत संदभᭅ होता ह।ै दबाव सᱶसर मॉᲽूल पूरी तरह से 

अंशांᳰकत ह ै और सᱶसर ऑफसेट, संवेदनशीलता और तापमान 

ᮧभावᲂ के िलए तापमान ᮧितपूᳯरत ह ै। संवेदक  पूवᭅ ᮧोᮕाम ᳰकए 

गए अंशांकन गुणांक के साथ आता ह,ै िजसे EEPROM मᱶ लोड 

ᳰकया गया ह।ै सᱶसर I2C बस पर 16-िबट सही दबाव डटेा ᮧदान 

करता ह।ै िसᲨल कंिडशनर आईसी के साथ ᮧेशर सᱶसर डाई को एक 

7-िपन TO पैकेज मᱶ इकᲶा ᳰकया जाता ह।ै 

 

 
 

 
 

िवशषेताएं 
 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 1.8V से 3.6V 

 16-िबट I2C/SPI आउटपटु 

 संचालन तापमान: -40ºC से 110ºC 
 दबाव सीमा 30 बार तक 
 कुल ᮢुᳯट बᱹड 0.25% एफएसएस से कम 
 िडिजटल आउटपटु पर पूरी तरह से सही िसᲨल 
 गैर-संᭃारक, गैर-आयिनक कायᭅशील तरल पदाथᲄ के िलए 

उपयुᲦ; जैसे हवा और शु᭬ क गैसᱶ।  

 

  

तापमान ᮧितपᳯूरत िडिजटल आउटपुट (I2C/SPI) दबाव संवदेक 
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उ᭜पाद िववरण 
एससीएल ᳇ारा िवकिसत म᭥ेस आधाᳯरत दबाव संवेदक लागू 
दबाव के अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक आउटपुट दनेे के िलए चार पेइज़ो-
ᮧितरोधकᲂ के िᮩज के ᱨप मᱶ ह।ᱹ िनरपेᭃ दबाव संवेदक मᱶ एक 
आंतᳯरक िनवाᭅत संदभᭅ होता ह।ै दबाव सᱶसर मॉᲽूल पूरी तरह से 

अंशांᳰकत ह ै और सᱶसर ऑफसेट, संवेदनशीलता और तापमान 

ᮧभावᲂ के िलए तापमान ᮧितपूᳯरत ह ै। संवेदक  पूवᭅ ᮧोᮕाम ᳰकए 

गए अंशांकन गुणांक के साथ आता ह,ै िजसे EEPROM मᱶ लोड 

ᳰकया गया ह।ै सᱶसर I2C बस पर 16-िबट सही दबाव डेटा ᮧदान 

करता ह।ै िसᲨल कंडीशनर के साथ सᱶसर डाई, िसिलकॉन तेल से 

भरे SS316L हाउᳲसग मᱶ रखी जाती ह ै िजससे इसे कठोर और 

संᭃारक वातावरण और मीिडया से अलग रखा जाए। 

 

 
 

 
 

िवशषेताएं 
 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 1.8V से 3.6V 

 16-िबट I2C/SPI आउटपटु 

 संचालन तापमान: -40ºC से 110ºC 

 दबाव सीमा 30 बार तक 

 कुल ᮢुᳯट बᱹड 0.25% एफएसएस से कम 
 िडिजटल आउटपटु पर पूरी तरह से सही िसᲨल 
 पैकेज: हडेर के िलए 7-िपन 

 आवास और डायाᮨाम: ᭭टेनलेस ᭭टील एआईएसआई 316 एल 
 कठोर एवं सᭃंारक वातावरण और मीिडया अलगाव के िलए 

उपयुᲦ। 
 

  

तापमान ᮧितपᳯूरत िडिजटल आउटपटु (I2C/SPI) तले भरा दबाव  

संवदेक 
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उ᭜पाद िववरण 
एससीएल ᳇ारा िवकिसत म᭥ेस आधाᳯरत दबाव संवेदक लागू दबाव के 
अनुपात मᱶ अंतरा᭜मक आउटपुट देने के िलए चार पेइज़ो-ᮧितरोधकᲂ के 
िᮩज के ᱨप मᱶ ह।ᱹ िनरपेᭃ दबाव संवेदक मᱶ एक आंतᳯरक िनवाᭅत संदभᭅ 
होता ह।ै दबाव सᱶसर मॉᲽूल पूरी तरह से अंशाᳰंकत ह ै और इन-हाउस 
िवकिसत 24-िबट सᱶसर िसᲨल कंडीशनर आईसी का उपयोग करके सᱶसर 

ऑफसेट, संवेदनशीलता, तापमान ᮧभावᲂ के िलए तापमान कᳱ भरपाई कᳱ 

जाती ह।ै तापमान ᭃितपूᳶत के िलए इन-हाउस िवकिसत पीआरटी का 
उपयोग ᳰकया जाता ह।ै ᮧ᭜येक ᮝांसᲽूसर तापमान ᮧितपᳯूरत और 
अंशांᳰकत ह।ै ᮝांसᲽूसर अंशांकन गुणांक के साथ आता ह।ै एसपीआई 

मा᭭टर, आमतौर पर एक माइᮓोकंᮝोलर, 24-िबट दबाव और तापमान 

डटेा को पढ़ेगा और सही दबाव डटेा ᮧा᳙ करने के िलए ᮧदान ᳰकए गए 
अंशांकन गुणांक को लागू करेगा। 

 

 
 

िवशषेताएं 

 ऑपरेᳳटग वो᭨टेज 3.3V ± 0.3V 
 24-िबट एसपीआई आउटपुट 
 दबाव सीमा 2.2, 5.0 बार 

 संचालन तापमान: -40ºC से 85ºC 

 रेिडया को 100 kRad के TID ᭭तर तक कठोर ᳰकया गया 

 एसईएल के ᮧित ᮧितरᭃा, 50 मेव-सेमी2/िमलीᮕाम तक सेट 
 पीसीबी माउंटेबल 8-िपन डीआईपी पैकेज 

 

  

िवᳰकरण कठोरन िडिजटल आउटपुट (एसपीआई) दबाव सवंदेक 
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उ᭜पाद िववरण 
म᭥ेस आधाᳯरत धाᳯरतीय ᭜वारणमापी एकल अᭃ के साथ ᭜वरण को 
मापता ह।ै जब ᭜वरण लागू होता ह ै तो म᭥ेस डाई अपनी धाᳯरता बदल 
दतेी ह।ै िसᲨल कंडीशनर आई.सी.  धाᳯरता मᱶ पᳯरवतᭅन को 24-िबट 
िडिजटल आउटपुट मᱶ पᳯरवᳶतत करता ह।ै िडिजटल आउटपुट 800000 से 

7FFFFF कᳱ रᱶज मᱶ - FSR से + FSR के िलए ᮧदान ᳰकया जाता ह।ै 

म᭥ेस डाई और सीमॉस िसᲨल कंडीशनर आई.सी. दोनᲂ का संकुलन एक ही 
44 िपन एम.सी.एम. सी.एल.सी.सी. संकुल मे हमᱷᳯटक ᱨप से ᳰकया गया 

ह।ै एक ही संकुल मᱶ अनकमीᳯटड Pt आधाᳯरत तापमान संवेदक 

(पी.आर.टी.) का िवक᭨प ह।ै ᮧ᭜येक संवेदक का अंशांकन ᳰकया जाता ह।ै 

संवेदक अंशांकन गुणांक के साथ आता ह।ै 

 

 
 

िवशषेताएं 

 पूणᭅ ᭭केल रᱶज: 2 ᮕाम, 5 ᮕाम, 10 ᮕाम, 30 ᮕाम, 50 ᮕाम 

 आपᳶूत वो᭨टेज: 3.0V से 3.6V 
 24-िबट ह᭭ताᭃᳯरत िडिजटल आउटपुट 
 एसपीआई संगत सीᳯरयल इंटरफ़ेस 
 ऑन िचप सीएमओएस तापमान सᱶसर 
 ऑफसेट और कैिलᮩा ᮧा᳙ करᱶ 
 तापमान रᱶज: -40°C से 125°C 
 ᮝांसᲽूसर पैकेज: 44-िपन सीएलसीसी 
 क᭭टम पैकेज िवक᭨प उपल᭣ध ह ै
 पैकेज का आकार: 16 िममी x 16 िममी x 2.8 िममी 

 

 

  

िडिजटल आउटपटु (एस.पी.आई.) ᭜वरणमापी 
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उ᭜पाद िववरण 
तापमान सᱶसर पतली ᳰफ᭨म वाले ᭡लेᳯटनम पर आधाᳯरत पीआरटी ह।ᱹ 

पᳯरवेश मᱶ नाममाᮢ ᮧितरोध 3Ω/°C कᳱ संवेदनशीलता के साथ लगभग 1 

kΩ ह।ै 

100Ω, 500Ω और 1500Ω के नाममाᮢ ᮧितरोध R0 मान वाले संवेदक  

वेᳯरएंट को भी अनुᮧयोग कᳱ आव᭫यकताᲐ के अनुसार अनुकूिलत ᳰकया 
जा सकता ह।ै 

 

 

 
 

िवशषेताएं 

 संचालन रᱶज: -20°C से 100°C 

 सटीकता: 1°C 

 नाममाᮢ ᮧितरोध (25°C): 1kΩ ± 5% 

 संवेदनशीलता : 3Ω/°C 

 पैकेज: TO-46/52, बेयर डाईज़, क᭭टम 

 डाई का आकार: 2.0 िममी x 2.5 िममी x 0.675 िममी 

 

  

तापमान सᱶसर (पी.आर.टी.) 
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उ᭜पाद िववरण 

यह उपकरण कम वो᭨टेज, सटीक सᱶटीᮕेड तापमान संवेदक  जो 

सेि᭨सयस तापमान के सीधे आनुपाितक आउटपुट वो᭨टेज को ᮧदान 

करता ह।ै कोर स᳸कट मᱶ पारंपᳯरक सी.टी.ए.टी.(CTAT)  और 

पी.टी.ए.टी. (PTAT)   ᭣लॉक शािमल ह।ᱹ ᮧदशᭅन मᱶ सुधार के िलए 

सी.टी.ए.टी.  और पी.टी.ए.टी. दोनᲂ बी.जे.टी. आधाᳯरत ᭣लॉक ह।ᱹ 
कै᭭कोड संरचनाᲐ का उपयोग िमरᳳरग और पी.एस.आर.आर. को 
बेहतर बनाने के िलए ᳰकया जाता ह।ै वांिछत आउटपुट और 
संवेदनशीलता ᮧा᳙ करने के िलए सी.टी.ए.टी. को पी.टी.ए.टी.  से 
घटाया जाता ह।ै कोर ᭣लॉक का आउटपुट ह:ै आउटपुट = 

α*PTAT - β*CTAT जहां α और β ᭭केᳲलग कारक ह ᱹिजनका 

उपयोग आउटपुट वो᭨टेज और संवेदनशीलता को मापने के िलए 
ᳰकया जाता ह।ै 

 

 
 

 
 

िवशषेताएं 
 

 िबजली आपᳶूत रᱶज: 3V ± 0.3V 
 आपᳶूत वतᭅमान: 300 यूए 
 तापमान सीमा -20°C से 120°C 

 गैर-रैिखकता: 0.25°C (बीएफएसएल, 25°C से 100°C) 

 ᮢुᳯट: 0.2°C (ि᳇तीय ᮓम, -20°C से 120°C) 

 ᭭केल फै᭍टर (सामा᭠य): 11.5 mV/°C 

 िविश᳥ आउटपुट वो᭨टेज (25°C पर): 675 mV 

 8 िपन ᭢लैट/एसओपी पकेैज, टू पकेैज डाई आकार: 0.68 िममी x 

0.75 िममी, मोटाई:0.725 िममी 

 मानक 180 nm सीमॉस ᮧौ᳒ोिगकᳱ 

 

  

बडᱹ गपै आधाᳯरत तापमान सᱶसर एस.सी. 1025-0 
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उ᭜पाद िववरण 

एससीएल ने AlN आधाᳯरत पीजोइलेि᭍ᮝक ᭟विनक सᱶसर िवकिसत ᳰकया 

ह।ै यह पा᳡ᭅ तनाव कनवटᭅर के िलए मु᭎य ᭟विन दबाव के ᱨप मᱶ 
िसिलकॉन डायाᮨाम का उपयोग करता ह ैऔर इलेि᭍ᮝक चाजᭅ कनवटᭅर के 

िलए तनाव के ᱨप मᱶ AlN का उपयोग करता ह ै

 

 
 

िवशषेताएं 

 माप सीमा, 100 -180dB 

 रैिखकता 1.5dB से अिधक हो 

 पूणᭅ ᭭केल आउटपुट ±2.5V (समायो᭔य) 

 ᳰᯋᲤᱶसी रᱶज 31.5Hz से 6.3kHz 

 आवास और डायाᮨाम SS AISI 316L 

 

  

पीजो-इलेि᭍ᮝक ᭟विनक सᱶसर 
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उ᭜पाद िववरण 

एस.सी.एल. संवेदक म᭨ूयांकन बोडᭅ (SSEB V1.0) का उ᳎े᭫य 
िन᳜िलिखत घटकᲂ का म᭨ूयांकन करना ह:ै  
• एससीएल तापमान सᱶसर (पीआरटी) 

• एससीएल ᮧेशर सᱶसर (1.5 बार) 

• एससीएल रीडआउट ए.एस.आई.सी. एस.सी.1218 

• अ᭠य वािणि᭔यक ᮧितरोधक सᱶसर 
 

 

SSEB V1.0 का उ᳎े᭫य छाᮢᲂ को सीखने मᱶ मदद करना ह:ै 

• एनालॉग ᮨंट-एंड और सᱶसर िसᲨल कंडीशᳲनग। 

• अंशांकन और तापमान ᮧितपूᳯरत ए᭨गोᳯर᭝म। 

• अपने ᭭वयं के िवकिसत या ᳞ावसाियक ᱨप से उपल᭣ध संवेदक का म᭨ूयांकन करता ह ै

• अपनी ए᭨गोᳯरदम ᭭वयं िवकिसत कर उसे लागू करना  

िवशषेताएं 
 ईवी बोडᭅ िविभ᳖ वै᭄ािनक इकाइयᲂ मᱶ सही दबाव और तापमान रीᳲडग ᮧदान करता ह।ै 
 ईवी बोडᭅ एससीएल संवेदकᲂ के िलए ᮧोᮕा᭥ड अंशांकन गुणांक के साथ आता ह।ै 
 ᳰकट मᱶ ᳰदए गए अंशांकन गुणांक के साथ फ़ै᭍टरी सेᳳट᭏स को बहाल ᳰकया जा सकता ह।ै 

 

 

 
दबाव सीमा 1500 mBar तक 
यथाथᭅता 1.0% रᱶज 
तापमान सीमा 0°C to 50°C 

यथाथᭅता 0.5°C 

आपᳶूत +5V (यूएसबी पोटᭅ से)  
डटेा इंटरफ़ेस यूएसबी पोटᭅ 

 

 

लबै के िलए एससीएल सᱶसर म᭨ूयांकन बोडᭅ एसएसईबी वी1.0 दबाव 
और तापमान मॉिनटर 
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उ᭜पाद िववरण 

एस.सी.एल संवेदक म᭨ूयांकन बोडᭅ SSEB V2.0 का ल᭯य ह ै
िन᳜िलिखत घटकᲂ का म᭨ूयांकन करना: 
• एस.सी.एल. धाᳯरतीय ᭜वरणमापी (1.2 ᮕाम) 

• ᭜वरणमापी िसᲨल कंडीशनर SC1259 SSEB V2.0 का उ᳎े᭫य छाᮢᲂ 
को सीखने म ेमदद करना ह:ै 
• धाᳯरतीय संददेक िसᲨल कंडीशᳲनग। 

• अंशांकन और तापमान ᮧितपूᳯरत ए᭨गोᳯर᭝म। 

• छाᮢ इसका उपयोग g बल माप अनुᮧयोगᲂ जैसे रोवर, ᮟोन, झुकाव 
माप आᳰद के िवकास के िलए कर सकते ह।ᱹ 

 

 
िवशषेताएं 
 ए᭍स एवं वाई अᭃ के झुकाव कोणᲂ को मापने के 

िलए दो ᭜वरणमापी म᭨टीिचप मॉᲽूल (एमसीएम) 
का उपयोग ᳰकया जाता ह।ै 

 X और Y-अᭃ के साथ झुकाव कोण/᭜वरण को इन-

हाउस िवकिसत C शापᭅ आधाᳯरत GUI सॉ᭢टवेयर 
का उपयोग करके पढ़ा जाता ह।ै 

दबाव सीमा 1500 mBar तक 
यथाथᭅता 1.0% रᱶज 
तापमान सीमा 0°C to 50°C 

यथाथᭅता 0.5°C 

आपᳶूत +5V (यूएसबी पोटᭅ से)  
डटेा इंटरफ़ेस यूएसबी पोटᭅ 

 

 

 

 

लबै के िलए एससीएल सᱶसर म᭨ूयांकन बोडᭅ एसएसईबी वी2.0 पर 

इनि᭍लनोमीटर/झुकाव माप 
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ᮧितब᳍ता 

 दशे कᳱ रणनीितक जᱨरतᲂ का समथᭅन करने के िलए उ᳖त 
ᮧौ᳒ोिगकᳱ आधाᳯरत वीएलएसआई उपकरणᲂ और 
एमईएमएस ᮧणािलयᲂ और उप ᮧणािलयᲂ का िडजाइन 
और िनमाᭅण। 
 

 िसरेिमक पैकेज और िचपॉन-बोडᭅ मᱶ िसिलकॉन वेफसᭅ कᳱ 
असᱶबली और पैकेᳲजग के िलए सेवाएं ᮧदान करᱶ। 
 

 मौजूदा और संभािवत सेमीकंड᭍टर आधाᳯरत 
माइᮓोइल᭍ेᮝॉिनक उ᭜पादᲂ के िलए परीᭃण, 
िव᳡सनीयता और गणुवᱫा आ᳡ासन और िवफलता 
िव᳣ेषण तंᮢ कᳱ सुिवधा ᮧदान करना। 
 

 भारत मᱶ सेमीकंड᭍टर पाᳯरि᭭थितकᳱ तंᮢ के िवकास को 
बढ़ावा दनेे के िलए अनुसंधान करना, सहायता करना, 
बढ़ावा दनेा, मागᭅदशᭅन करना और सम᭠वय करना| 
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इले᭍ᮝॉिनकᳱ और सूचना ᮧौ᳒ोिगकᳱ मंᮢ ालय 
भारत सरकार, सै᭍टर 72, एस. ए. एस. नगर -160071 

(च᭛डीगढ़ के समीप) पजंाब भारत 
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